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- % 1{FORS (1 2t216AdzY Y20yl 2GNie&YFd 2R n RZ
- bASTFHEAOI 2yS 12t216AF YAS O0tRND LIRLINI 6Al y§
- bASdZALINI 6ASREAgA2Yl yYyAS20S0Oy2106 yI (12t214
Lddzy | (tegd@ kolbkwium.
- {(dRSydzALINIBSNERE A6A as22N yAS206S0y2io6 yl
LsiyAaSa2aleys LRRIyeéyY LINI ST LNRgIRINOS3aZ2O
0.2 OTFaAs8S {Frd0ReOK TlLeato &aidzRRSyd Y20S 2iGNJ Yl
- bp Ldzy{lise 11 F{1desgy2106 ylI 1TFeatOAal OK
- odp R2 bp Ldzylidseée T LINJ éila‘n"b\ﬂeél-y)\é R2 112
11.t 2R 12YyASO aSYSaidNUz ddzvydzzSye dzl eailltyS Lz
YEl1aeYlrfyn Y20ftAeégnNn R2 ddeallyiAl fAOI o6t Lidzy]
Liczymy: R=(A/T) x 100%
12. %1 £t SO yAS 2R 20t A01 2y S32 ow Add ISzl OidiRed 2 NG Syte

Zal i czeni adohywahesprzézostudenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi us
kol okwi -w, kartk-weki innych rodzaj-w prac
AktywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSci N i
Przy wystawiani u obrasanjesppod sumagiij BbgchmoSi n
[ wiczeniach audytoryjnych)

Oceny formujNce sN podstawN do tego, aby wy

R >91% bardzo dobry (5,0)




R >81% 90% plus dobry (4,5)

R >71% 80% dobry (4,0)

R >61% 70% plus dostateczny (3,5)

R >50% 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedostateczny (2,0)
WB.aAyAYEFEEYl geéeYlF3IlLylF A

oHNn LizylilGsé fdzo oAt OS

14. { G1dzRSy iz 10GsNB yAS dd &a
I aSaa2ik RgdzZ NRGY

0 Lidzy | ( ¥ dcenR @ostdteczha, B,0)

o]

2z RIFI2S8S 208yt o6l NRIT 2 R
& alltizp| G2 &t B2 YBRSYYF2R YR
A

g O1TFaars S LINJeadnLao R2 12f
iNJ & yASdzALINI 6ASRtAG6A2YS yAS26SOy21 OA® Y2¢t2
bAS20SOYHISAXAYW I OK LJ2 LINI 6 2ﬁeOK Y20yl dzd LINI &
12621 6AdzY LRLINI 61265323 yAS LIlsiyAasSe 2SRyl |

Przyswojenie i utrwalenie podsa wo wy ¢ h pojridize &r adzo r p@wivl Ny oy lwa 1
liniowych i ich interpretowania wu j fci u we ¢blicrania wyynacznika, znajdowania macie
odwrotnej, obliczania wartoSci wgasnych, oper

Acquiring and consolidating basic notions and theorems concerning solving linear equations a
interpretation in vector formatcalculating the determinant, finding the inverse matrix, calculg
eigenvalues, operations on complexmbers.

2310 RS
1. Liczby rzeczywiste: podzbiory, liczby wymierne i niewymidrddd & { O R& I LJgiddiszeS
indukcja matematyczna;
2. Liczby zespolone jako rozszerzenie liczb rzeczywistych, interprét&@a Y S i NB O y I = L
fAOT 0 OK 1 SaLkRtz2yeOKz: LladGls 1+Fy2yAl0lyl s
3. al OASNI 8Y RIAFOFYAL CREFXYOOENE | DBF A2 mri)
2ReNRBGYIFSEZ NI NDR YIOxFNI e Iz 08 R2 e NEBiys BT &b N
macierzy;
4. 2 S10G2NRBX RTIAFOFYAL yI 8§
LIOoF al 0T ely ¢ LINJ SadaNI Sya
06A0T SyAl

06AO01 SyAl AMNBWIRIRIY S|t a80iyno o §
¢SYlFdellr 06A0OI SZ FdzReG2NEr2yeOK 2Said 1 #akée/ |
06A01 SZ | dzReG2Ner2ye@OK RealdzizglyS an NI gAD
12f S2yeOK ¢g&1 0l Rs540®

[
@7 O«

K oAf20Teye
6S A LI26ASNI

zZ Z

J

(et
~—~ N

1
s

6. Jurlewicz J., Z. Skoczylas Z., Al gebra 1|i1

7. T. A. Herdegen, Wykgady =z algebry | iniowej

8. H. Arodz, K. Rosciszewski, Algebralgeometrlawzadanl ach, Wyd.ak , Krak-w 2

9. ¢NI} 2R2& ¢o®x aldSylrdeltre /T1tis oz [AOToe T8¢
FyFrtAGeol yI A NWapZQ‘OBOI‘[ZﬂIZ 2pbecx 2

10. ¢ & WdzNX SgAOT = %o {1201 eftlazx ! t3SONF fAFA26]I
2 NP OOl G HANMOD




Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
Bezpo.Sredni,kontakt z n'famuyckz{j_ﬁa@di &l gm=+ud 75
h) + inne (é h) + kdadh9ul+t aidjze azbhpwr cwa
Przygotowaniedo | wi cze &, zaj nl 30
Przygotowanied& ol okwi - w i egzaminu 30
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 15
Inne
Sumaryczne obci N 150
Zajhcia wymagaj Nce bezpoSredni 8f)o 3,0
Z a giarb charakterze praktycznym (9 0

ObjaSnieni a:

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-3B godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO suma punkt-w ECTS :
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym niemusivn a | sifi gNcznej l'iczbi e
zaj Al / grupy zajnl
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SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Rachunek prawdopodobi eEGtwa i st a

Probability and gtistics

ME1_03 11.2

2 obowi Nzkowe

| 2

Egzamin

LO 15 1 | Zaliczenie z o

Prof. dr hab. inU. Stanisgaw Kut a

Nauczyciele akademi ccy Za kigMaahaironkkil

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilf z 8ni a a-uekgratoSi gjemeé nati um/ zaj A-diwd czemii mary |
praktyczne wwch ogwa rziag nfciil ayicczzneengioa) ,s pleScj al i st ycid we c(zraend yac 4 meé/o r lalt iom iy

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwiicziennfior maitgjpd it we PeZEnowe,
s amo k s z fimng)cP& npraktyka

Dane merytoryczne

Znaj omoSi podstaw ma;ematyki namaliza snatéematyczna, algebra lmig
z geometri Nmaephihp&knNpgicznego i kreatywnego

t2airlRI 23sftyn gASRIt | MEL Woi | E9zamin
EPW1 wizualizacji danych - Testy, pytaniana
56A01 SyAal OK
t2aAl RF LR2RalI§26D 6ASR Egzamin
EPW2| LINI 6 R2LI2R20ASZadel = &l ME1_WO01

Testy, pytania na
wnioskowania statystycznego 56A01 SyAal OK




t 20N TA adRta ONEAPTIORE YA

Kolokwia
Testy i pytania na

EPULl | (dwumianowy, Poissona, normalnyStudenta, F, chi ME1 U0l S6AO0T GAL OK
kwadrat); Pytaniai zaliczenie
ALINI 621.RI Z
t 24GNF FA 6812yF6 FyFtAlct
geyAldz 20 {MICAYSA ARRY 21 OA .
LR GNI FA LING SRealdziz2él & $g£k"iv'a i e
EPU2|F 4LJS1 OAS LINF1G20OTy2&Y 64| MELLOL 5;33/\3){ B A | OK
Ol eyyAlsgu A 680AD3YyNO Pytaniai zaliczenie
LIN SRaGl 6Ad dd ealty$S ge ALINF 621 BRI 2
0dzZl OF' R $&aLJ ONJ t Rghesek > 2
t 20NF FA 2LINI O261 6 R21 dzYy .
62l2ytyeOK LRYAINEG 620 _*?g's‘z;"ivljaytama o
EPU3| 64 SE 127 0AZ 206 A0TFYyAS yi MELUL2Z | SR 3 e 5y
uheaillyeoOK geyAnftxjaliczhiai Pytaniai zaliczenie
graficzna). ALINT g21.RI Z
t 20N FA al Y2RT AStyAS LI ,
EPK1| L2 RAGEBAS 6+ NI2T OA LING 6 Egzamin
. ME1 K01 Testy, pytania na
empirycznych. 56A01 Syal OK




Wy k gwmydk gad konwenczj opnraelzneyn, t awcyj kMpresultacjel , tyskosgad i al n N
[ i |

L wi c zlaborateryjne: symul acj e, wykonywanie | wiczeEE
w ramach programu laboratorium.

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona | e

9. Zaliczeni a cwarltpizd studentaavdtrakoig semestru (w formie odpowiedzi ust
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

10 Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSci N i

11. Przy wystawianiu ocep o d s umo whij e g c hest pod uwagn obe
[ wiczeniach | aboratoryjnych).

12.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy kgad
5. Warunkiem zaliczenia jest uzyskangmzytywnej oceny z egzaminlprzgprowadzorm) w formie
pisemnej lub ustnej, orazywmagana |j est obecnoSi na wykgad

6. Dopuszczalne sN nieobecnoSwsemesirze8 dyi 10§60gbdzin
nieusprawiedliwionychk a Ude 10 % ni ewshpr gwided hi wiicerobec
wsemestrze obni Ua ocendpnzi aegzSayniunaucj e vy P
indywidualnie

Laboratorium

1. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszysti c h | wi cz e E
wramach harmonograml pr zypadku nieobecnoSci, z ] é
odrobienie zal eggoSci w ramach tej samej
| wiczenie | aboratoryjne przed lubSwiczasi g

2. Podcz asstugeativyikonuje samodzielnie zadane prz
zaj il jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwi Nzane z biebBbNcymurthaner iwykean
probl ematyki [ wiczenia. Zar - -wno praca inal wi

sN oceni abepwn&kawi 0 3
3. W czasie semestr udwp koblkvias p wawd aajaNcskha Ude ko

otrzymal od ONideous4pr apviieldtl i waoka!|l okebbmc npe
zotrzymaniem zerowe]j l'iczby punkt- -w z teg
ni eobecnosSl na kol okwium mopedpeymi pakew p
4. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymal nN moUli wN do uzyskania |liczbn punl
Liczymy: R =(A/T) x 100%
5. Zal eUnie o®R whkzinareamemgooceni koE owN z | ab
R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81%- 90% plus dobry (4,5)
R >71%- 80% dobry (4,0)
R >61%- 70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostateczny (3,0)
R < 50% niedostateczny (2,0)
6. Oceny wyraUone w sk a lndnapceny w skalitoa 2:0e(rjd) de 50 (Ipdb) zgo(
zzasadami ok rA@®1Regdmi nu Studi -w PWSZ w Tarn
7. Student , kt-ry nie uzyskag wwypnoatgrazneebjn emi ndion
moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpil
wi Acej ni U cztery nieuspr awipeodlriawikoonwee roibeg
zcagego semestrurmNn@aobepopBawkoaydt moUna
dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe
poprawkowym.




procedures of qualitative and quantitative data analysis and shaping a critical view of the
engineering statistical analyze

I
momenty centralne. Funkcje zmiennych loga.

Poissona, normalny (Gaussa),-kWwadrat (Pearsona), Studenta.

5. WYASYYS t2a26S Rodzg@YAINRGS &a12126S A OAX
warunkowe.b A S |-fsay2 T YASyyeOK 2482 00¢
2 -

Laboratorium

10. Sposoby wizalizacji danych;

PWN, Wa 1995.

Uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy z zakrestunku prawdopodobe Es t wa
opisowej, z podstawowymi procedur ami jakoSci owe]
krytycznego spojrzenia na wiarygodnosSlI i nuUyni

Obtaining by the student the basic knowledge of probability calculus and descriptive statistics, wit

23810FR

1. bASLIS6Yy2T06 LRYAINRGlI® t NI Sy2aiSyasS yasSLs

2. t2Rall s26S Li22t OAF NI OKdzy1dz LINy 6 R2LI2R20
t N}) R2LI2R20ASZadg2 bMISthytlS’zbq/SEI)\o |dzLBStNyi§qz¢

3. WYASYyYS t2a26S a12126S A OANIVSD® %YASYYI
REAGNRBOdzZ yil @ t I NYSGNE NRT 10l Rdz T YASYyye

4. t 2Rall 268 NRT1OFRe LIN}6R2LR2R20ASZalisl © wi

| [} f
6. t2RallI 26S L2t OAlF adGrdeaideiAd® tNyxol f2a2g]
fazgsSa ylI LJzF“zéul 6AS LINko6ed t NI SRTALFD dzFy2i
7. . ONDR A YASLISsy2108 LRYASINIZY A NBERDOY 2 YASYISHT 2 I
AN} yAOTl yes Y2RSt LINRPoloAaAfAaGedliye A yASLISs)y
8 h{NBITflIyAS yASLISsy21 Oh YSG2REYA adldeadedly

1. {Graeade|lr 2LRARaz26lx galitLlyS LINISGsFNILFYAS |
2. LYGSNIINBGFO2lF LI NYYS(iONkg aGlideadelr 2LRKa20
3. wl OKdzyS1 LN} 6R2LI2R20ASZalGsl T

4. YASYYyS t24826S3s NRI(1OFRe 1T YASyyeOK t2az2¢6e0l
5. w21 {OFR y2NXIfyeT

6. Estymacja i wnioskowanie statystyczne.

7. Testy statystyczne;

8. Korelacja i regresja;

9. 'yIfAT Il RIFIyedOK 21121 0A280KZ YSi2Re NIy32s

11.2d YNRAAO]AZ WO . FNI2as wl OKdzyS] LN} 6 R2LI2R1

12220 CStfSNE 2aiGt L] R2 NI OKdzy ] dz WaNtagaRa08122B08.0 A S 3
13.st arzy@Eka W.: Statystyka.praktyczna, P WN,

relial]

>
<,

f 4
OK




Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udzzapgnwi ach, aktywnoSi, przygo [w godz.]
BezpoSredni kontakt z niawykdisd.)e(lakoratoriua 36
(5h inne (é h) + kongh) tacyakziza@hmw wagdg
Przygotowanie do laboratoriup,r zy got owani e sprawozdad(d 10
Przygotowanie do kolokwi-w i egzaminu 8
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 2
Inne
Sumaryczne obci N 56
Zaj wgimagaj Nce bezpoSredni ego u3bh)i 1,3
Z a giaio charakterze praktycznym (BB 1,0
ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-38 godzin .
W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO0 sunkmezporsktedwi &€Cd S ud
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznyr
zajnl/ grupy zajnl
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ZAJNL/ GRUPY ZAJ

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Fizyka

Physics

ME1_04 13.2

7 obowi Nzko

we

30 Egzamin
L 30 2 I Zal i czenie z o
LO 30 2 I Zal i czenie z o
Prof. dr hab. inU. Stanisgaw Kut a

Nauczyciele akademiccy Zakgadu

El

polski

ObjaSnienia:

'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

2Formapr owad z-ewyikaj azda wifif z 8n i a a-ulektprat,oSi wjemeé na t i uste miznaajriyd i
praktyczne (w tym 1
- laboratorium informatyczne, ZT{ zaj nci a

samoksztagceimpiadyka i i nne) ,

technoliolgwii c z eneltoarenflTc g pnvich a
PR

z

Dane merytoryczne

Wy magane podstawowe wiadomoSci i

weeczdPi a

zaj AcHlavi wyzemd vaa rsipae cfj iad yi sz ryeigiawe, ¢ (ze@nd yac 4 meé/o r kalt iom iy

Perenowe,

umi ej itnoSci.

EPW1 al LJ2_ _R a u_ I ;_Zf 2D gASRIt ¢ ME1 W02 Egzamin
klasycznej i grawitacji

EPW2 MalLl2 Raul 626D 6ASRIt ¢ 11 ME1 W02 Egzamin
magnetyzmu

EPW3 al LR2Radcleég2e6nN gASRIt & ME1 W02 Egzamin

EPW4a|' SESYSYUlINYyN gASRIt & ME1 W02 Egzamin
al StSYSydl Nyn ¢ A &dubowejio ME1 W02 .

EPWS x a1 214 OAlOF &dFos3az Egzamin




t 20N FA g1 2Nl eadro LRI Kolokwia

2N} T 2RLER2GASRYAS yI NItR Testyi pytania na
EPUL|NRT 6ANT 861 YAl zakesiPmeéhénki ME1 UQ2 56A01 SyAal OK

klasycznej, elektrostatyki, magnetyzmu, optyki i Pytania i aliczenie

St SYSyidlNySa FAailelAr OAl & LN} 6 2b.RI Z

Kolokwia

t 20N FA 2LA &L YILGSYlGe Testy ipytania na
EPU2| geaidt LJdz2NnOS ¢4 ilalﬁeyASy 66A01 SyAal OK

mechatroniki. ME1_U01 Pytania i zaliczenie

ALINT 621.RI Z

t 2GNF TA R21 dz2Y Sy i 2pbstagi  LIN] $°|?kv.v'at .

LINREG2120dz 1 o6 RIFZ fdzo LI esyipylaniaa - -
EPU3) SV AT A LN O A LING SRAGI 4 66A01 SyAal OK

seYAL . aul o ME1 U12 Pytania i zaliczenie

sprawozdania ALINF 621 RE Z

ME dzyaSetdy2T 6 arvyzlalidl .}Fg'sc:;"i"g‘ytamana
Epug| 20t ays3z2 dzOl Sy Al aAt LINJ 56A01 SYALl OK

LJ% R)_/Q al SyAl 12YLISuSyoOeaA ME1 U17 Pytania i zaliczenie

2450 ALINI 621 Rb 2

ORLIZGASRIAFIEYAS 21NBI I Egzamin, pytania na

EPK1| 2 { NBT f2yS32 LINJI ST &aASoA ME1 KO3 |06 6AO1T SyAl OK

T 6AFR2Y21 08 sloy21 OA aeéa i laboratorium




Wy k g aMy kg ad konwencjonalny, wykgad z prezenta
Lwiczenia audywioNyywani e repr eizlemdtart wjwhgyxdhh pw
wykgadach

Lwiczenia l:abwylkdmywdgmiee [ wicze® | aboratoryjn
programu laboratorium, sprawozdania.

Weryfikacjtaagtekt awpkewadzona jest przez:

1. Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

2. Akt ywnoSIi p odpoacriteak |wiweodSzcN,N i umi ej AtnoSci am

3. Przy wystawianiu ocen podsumowuj Ncych bran
| wiczeniach audytoryjnych i |l aborato j
st a

n ryjn)
4. Oceny formuj Nce sN pod wN do tego, aby w)

Wy kgad

1. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, przeprowadzonego w
pi semnej |l ub ustnej, oraz wymagana jest ol

2. Dopuszczalne sN nieobecnoSci na 3 @&/8 10g6bogodzin
nieusprawiedliwionych. KaUde 10 % nieuspr g
wsemestrze obni Ua ocenn z egzami nu 0 0, 2
indywidualnie.

06A0T SyAl FdzReliz2NBa2yS$S

Warunkiem zaliczeniajgs dzi e a1l yAS LT edGesgyeOK 208y 1T NBI

Yyl LR2RadlgArAS 2S5S32 LRaGt LI e T FFy3Ird26lyAl A |

66A0OT SYyAl OK | dzReli2Neaye
1. hoSOy21 OAY
2

- hoSOy2i6 ylI TlFetOAlFrOK 2Said 2026ANT 1261 @
- Dom2f2yS anNn RoAS yASdzALINI 6ASREtAGA2YS yAS?2
- g2t YASYAl tS1TFNB1AS an NBaLsSliz2elyS geon
- YFORF yYASdzZALINI g6ASREAGAZ2YIl yAS206S0y2106 L4
20yA0LF2Z08¢¥0ND | TIEAOTSYyAl 2 LIBO a02LIWALIZ
YyAS206S0y21 OA Rfl Tlato 2 geYAIFINIS mMpKkaSy
2. Kolokwia.

-2 O1TlFaAxsS aSySadNHz 2ROt RN &Ad¢ poB3vd ligzbpisenfesdr]lig A
po 66% liczby h/semestr, §1po 100% liczby h/semestr.
- % 1 FORS 12t216Adzy Y20yl 2GNi&YFd6 2R n RZ
- bASTFEAOI 2yS 12f216AF yAS o0t RND LI2LINI gAl yS§
- bASHZALINI 6 ASREAGAZY I Y AS206 S Onazdtrdymahiem Jedweplitzy
Lddzy | (tegdkolbkwium.

- {GdzRSyYy (s 1G5 NEB dzZALINI 6ASREAGA &ag22nNn yAaAS209

LsTyaAScal ey LRRIyeyY LINI ST LINRslIRINOS3IZ2O

3.2 OilraAasS (1Fd0ReOK Tlato adGdzRSyid Y20S 2GNJ vl
- bp Lddzylilse yH THARGNIZOK

- odp R2 bp Ldzyiidseg T LINITe3d2d2¢6l yAS R2 112

4 t2R 12yASO aSySaidNHz adzydzeSye dzd eall yS Lz

YEl1aeYlrfyn Y20ftAeégn R2 ddeallyiAl €AOI o6t Lidzy]

Liczymy: R=(A/T) x 100%
5 %l tS0yAS 2R 20ftA01 2yS3a2 w geiylOilye 208yt




R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)

R >71% 80% dobry (4,0)

R >61% 70% plus dostateczny (3,5)

R >50% 60% dostateczny (3,0)

R < 50% niedostateczny (2,0)
6. aAYAYLFEyl gayvYl3alyl fAOI 61 Lizy] i xdcenk@ostdtdczna O

00Zn0T oHn Lilzyliliseg fdzo 6At OS2 RIF2S 20Syt
7. {idzRSyYy (i (GsNB yAS ddeallo geyYlI3alrySa YAYAY

Yy20S O I aAS aSa2A RéedZ NRPGYyAS LINJ@adnNLAG R2

gAt OS2 yAd GNI & yASdALINI 6ASRtAsA2YyS yAS206S

OFtvS32 aSYSailNHzd bAS26S0y21 OA yI ﬁémwuw@b%

20

RgsOK (e@32RYA 2R RIGe 12ft216Adzy LI2LINI 6

poprawkowym.
Laboratorium
Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratoriumtjes zal i czeni e wszystki
wramach harmonogramu | dostarczenie sprawozd
zaliczonych | wiczeCGE W przypadku ni eobecnosSc
zal eggmacih wefasamej ser i I wi czeG, w termin
przed |l ub w czasie pierwszych zajnl po okresi

Zapoznanie student-w z podstawami fizyki (ruchus
dr gagpiNcfeal owego oraz elektrycznoSci i magnetyi

Familiarizing students with the basics of physics (in particular classical mechanics, relativistic mec
vibratory and wave motion as well as electricity and magnetism) from the theoretical and application s

231 0FR

1. Elementy mechaniki klasycznej el ement arne pojnAcia rachunk
dziagania na wektorach, iloczyn skalarny i
wektorowej (obrotyymaci er ze. Ruch jednowymi awappwyspieszene
spadek swopogdngiei pgrhodnej funkcji i wgas
rzut poziomy, ruch jednostajny po okrnAagu, I
dynami ki Newt ona, otkaricgiug, ssiglyy bvwe zrwgahun ofSa i
zachowania energii, zasada zachowania pndu

2. Grawitacja: pr awo powszechnego ci NUeni a, masa bez

(natnUenieai, pooentjpagjpal potencjalna ener

pridkoSci kosmiczne).

Elementy akustyki:r uch drgaj Ncy (fale d¥wifikowe, wra

Elementy elektrostatyki i magnetyzmu:od d zi a§d y wa n i rawo&oukrkhia,rpglec z n e

elektrostatyczne, prawo Ohma, g§gNczenie opol

indukcja elektromagnetyczna, r-wnania Maxwg¢

5. Elementyoptykipr awo odbicia i zagamania Swi aagaga
r-wnoleggoScienna, przyrzNdy optyczne, opt

6. El ementy fizyki at omoeleleryczna natura matekiii klasyczaegrnadels t ¢
atomu, mechanika falowa, dualizm falokowa nt owy Swi at ga; fal e ma
pasmowa teoria ciaga stagego.

06AOT SYyAl
¢SYFdell 86A0182 |dRelG2NBayeOKl 6836 b &akéa/ R dz

Pw




06A01 SZ | dzReiG2NRa2ye@OK RealdzizglyS an NRBIGADN
12t S2ye20OK ¢&]10lRsg®
Laboratorium Fizyczne (30 godz.)

1. Metodyka opracowywania wynik-w pomiar - -w

wyni k-w w postaci graficznej, BHP w Praco
2. Mechanika-wy znaczanie okresu whzycandg),sprandzane prave rnaa
obrotowego brygy sztywnej, wyznaczanie pat

3. Optyka geometryczna, falowa i atomowaprawdzanie praw optyki geometrycznej, powstaws
obraz-w rzeczywistych, etweydiodydaserowej.i e d Jugo Sq
4. El ektr yomyean@iczani e stagej czasowej ukgad
el ektrycznego, wyznaczanie temperatury w
5. Wyznaczanie ciepga wdgaSciwego ciag stagy
6. Badanie absorpcji promieniowania alfa i beta.

f

g

1. Halliday D., Re®midsk aRy, FWY Whkva D051 om, &

2. Cz Bobr owiskkri- tAFi zkyukras 6, WNT, Warszawa 2003
3.1 @ {1 @RU26a&1A at NI O2é6yAl CAT @O0l yaé¢ LyaidNHz
4, Wo 2| f1{SNE t2Railsge CAT@{AD® %OoAsSNIITIFRIZI t ]




Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
Bezpo Sroemd ikt z nauczyciieMyekm3Oug #(latm@toriun
(30h)+l wiczeh)a+(8B8B@Gne (¢é h) + kdomk)ul+ ac 110
egzaminie 10 h)
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 15
Przygot owaniwaegdaminkk ol ok wi - 15
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 10
Inne
Sumaryczne obci N 150
Zajncia wymagaj Nce bezpoSredni ®gh 4.4
Z a giarb charakterze praktycznym (51) 2
ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-28 godzin
W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO suma punkt-w ECTS :
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym niemusw n a | si A gNcznej l'iczbi e

zajnl/ grupy zajili
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SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Podstawy system-w operacyjnych. T

Basics of operating systems. Information technology

11.3

obowi Nzkowe

1

zaliczeni e

LI 30 2 1 zal i czenie z o

Dri nU. Gukasz Mik

Nauczyciele akademica k gadu EIl ektroni ki, Te
polski

ObjaSnienia:

'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

2Formapr owad z-ewykaj azda ywiif z 8n i a a-ulektpratoSi gjemé nati um/ zaj A-diwd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ficdlaviwycemdwma rsipa cfjiad i sz ryeigiowe, c (zire3nd yac 4 me/o rlalt iom iy
- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwii czennfioar mait g jpdektednone, BKZ T
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Zakgada si n, Ue przed rozpoczficiem nauki ni ni
informatyki i matemtyki na poziomieszi §y ponadgi mnazj al nej

Epwi| 2 ' g.i\ SRIT 6 T FHINBaAS NP ME1_WO05 Kolokwium zaliczeniowe
operacyjnego. -
al 6ASRIt ¢ 1Tl {1NBaixs NJ
2LISN) Oecye@OKXI &Ll OLINI O
T NI DRTFYAS LI YAt-DaBDZOAI . . .
EPW2 5e8G8SYAS 2LISNI OdayayYs o ME1_WG Kolokwium zaliczeniows
d2a0SYAS 2LISNI OeayeyYo t
system rodziny Windows.




atb #ASRIt T THFHINBadzy 2L
EPW3| L2 OT Gie St S1TiGNRyAOTySex ME1_W® Kolokwium zaliczeniowe
informatycznych
Mag ASRTt &6 T 1 1NB&A&AS T2NYN
EPW4 kalkulacyjnego kopiowania i przenoszenia, . tworzg  ME1 WO05 Kolokwium zaliczeniowe
g1 NBasgs A TFdzy{1 O2A ol 1@
Kolokwia, prawdziany,
epup|t 2 GNF FA &LINT 6 Y ¥ 8 SNFRIDA B MEL ULL Sprawozdania@ ¢ A O
2S32 1 I a2 o s kaniagistothgch idbormazijil - lab. ¢ pytania przy ich
obronie
Kolokwia, prawdziany,
epuz| T2 G NI T A LJI}I\]: Sligo2NI o LRI ME1 U11 Sprawozdania@ g A O
g0l aysS YIFUSNRALI Oé X Internéci.y| lab. ¢ pytania przy ich
obronie
t 20N FA SReG2¢l 06 GSlade Kolokwia, prawdziany,
L2aodzaArsgl 6 F NJ dzal F YA | Sprawozdania@ g A O
EPUSlagas1de aNI FAOT yS 2NII MELUO3 1 |ap. ¢ pytania przy ich
obronie
t20NIFA 2640dZAAG6F3 LI | go'rgtv"g'?dzglr:‘g’d;';‘”é
EPU4| LINJ e J2u2¢l ye R2 2LAadzZ 5 ME1_UO3 Ialz) ¢ pytania przy ich
LINBT Sy il O2aAr ée&yArAlss olFR C
obronie
Kolokwium zal.
w21 dzY A § LJ2 GNJ So6t &adGhkos3 Kolokwia, sprawdziany,
EPK1|dzYAS2t Gy21 OA LINRPANI YA Al ME1 K01 Sprawozdania@ ¢ A O
przetwarzania danych. lab. ¢ pytania przy ich
obronie
Kolokwium zal.
ORLIZ2 gASRI AL f YAS 2{1NBT 1 Kolokwia, sprawdziany,
EPK2|2 { NBIT f 2y §13 LINI ST &aASoA ME1 K®3 Sprawozdania@ ¢ A O
T Al I?QYZT() goy21 Oh &ea lab. ¢ pytania przy ich

obronie




Wy k g:a dWy k g a d konwencjonalny, wykgad z prezent
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze E Wdyskusjar at or yj n

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona | e
5.

6.
7.

8.

Wy kgad
3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz ywmnagana
jest obecnoSIi na wykgdadach
4 Dopuszczalne _ sN nieolwgk a8 avinsgrnoekirze 8 Byfd 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychKaUde 10 % ni eusprawiedl i wionych

Laboratorium
2.

8.

Liczymy: R = (A/ T) x 100%
9.

Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k:lwedl,yr asprawwzda@&@nnych rod
studenta).

Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSci N i
Przy wystawiani u obcreann ap oj dessutmopwoud Nwecwahiih o b e (
laboratoriach).

Oceny formpmujsiaewNs Mo tego, aby wystawil stu

wsemestrze obni Ua ocendpnzi aegzSaymiunauc j e vy P
indywidualnie

Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszysti ch | wi cz e E
wramach harmonogramwV. pr zypadku nieobecnoSci, z
odrobienie zaleggoSci w ramach att ejny mamejp
 wiczenie |l aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢
Podc z asstudeatvyfikonuj e samodzielnie zadane prz

oy

zaj il jego praca jest ocgnmatla. pWzepabwadz
(kartk-wki) zwi Nzane z bieUNcym materiagen
probl ematyki i wiczeni a. Zar -wno praca inal wi
sN oceni abepwng&kawi O

W czasie semestr udwp koblevias p wawd aaZealcikha Ude ko
otrzymal od ONideou s4p0 apvueldtl i waohka| okewbbmc n @
zotrzymaniem zer owej l'iczby p ukntk-tr-yw ws ptr e @\
nieobecnoSi na kolokwium moPedpeymi pazew p

Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUliwN do wasyykahkiae bktywnopuonl

Zal eUnie o®R whknaremegoocenin koE&owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)

R >71% 80% dobry (4,0)

R >61% 70% plus dostateczny (3,5)

R >50%- 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedostateczny (2,0)
Oceny wyraUone w sk alndnapceny w skalito 2)0e(rjd) de B0 (Ipdb) zgo(
zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

Student , kt-ry nie uzyska§ wymaganej mi ni n
moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpil
wi ficej ni U czterey niieoberxmavdipdodridwkomkevi o ine
zcagego semestru. Ni eobecnoSci na terminac
dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe

poprawkowym.




Og:- |l ne i osystemimapergcgnypn ako skgadowe]j oprogramowa
Podstawowe ec hni k edycij i i przetwarzania tekst - -w
Przygotowywanie prezentaciji multimedialnych i ich pkadjaw sieci.

Podst awo weiedach ifarmatycznych. &dstawy pracy w Internecie, arkusze kalkulacyjhazy
danych.

General information about the operating system as a component of the cosoftutare.

Basic techniques of editing and processing texts and combining text and graphics.
Preparation of multimedia presentations and their publication on the web.

Basic services in IT networks. Basics of working on the Internet, spreadsheets, databases.

N
Pl

el ol
1. Systemy operacyjne:
- Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego;
- w2RTF2S A adGNUzl GdzNE aeadSYsg 2LISNF Oeaye O
- 231l OLINI OF aLINJtddz A 2LINRPANI Y26 YALFT
- %BENINDRTIFYAS LI YAt OANDT
- {eadGSye LIXA1s6T
- Systemg S2ig@rRH OAl ¢ ae

i

6SYAS ZLJSNJ oeeyevyrT

- ST LASOTI Szalts2 TI'éZ(’)Séf g aeaisSYAS 2LISNI Og

- w2l LINRal2yS adeadasSvye LIXAls56T

- /KENX{GSNB&GREllr aealdSyss NERTAYye 2AyR264ad
2 t NI Sigl NI IFyAS (S1adséd | ANMzyi26FyYAS G6Al R2VY]

poprawned 2 F2NXI G261 YAl GS{addzz LRavdzaAAGl YAS a

dzd @ OAdz NI FALA 12YLWziSNRgS2D

t NI @32d0266lyAS YFGSNRAIOsg A LINBI Syidl 02ix Y

'A0dzAA 6 AASOALIOK APTFRNFUAI@ OBFFDEBDY K RO dza 0 &7

Podstawy pracy z Internetem: korzystanie z poczty elektronicznej, odnajdywanie i pobieranie

AYF2NXIO2A 1S aiNBye 2223 TOANIALYAS LXAls56

6. Arkusze kalkulacyjne. Potis 2 4 S LJ2 2t OAl 6al12NBal &l | NJ dza
arkuszu. Analizowanie i prezentowanie danych. Makropolecenia. Wprowadzanie i edycja danyc
Y%l g NI2T1 06X 4t NJ’JzT 8 A F2NXIFG 12YsNJADP C2 NI
e NBasg® Cdzy102S olie& RIyeOK 4 I NJdzail dzo

7. . LT & R yeOoKo® hYs gASyAS LINRBOfSYIFGelA seal dz]

al 8012706 2GNT&8YFYyAl AYyTF2NXI O2Ao®

Laboratorium

arw

:

1. Architektura systemu komputerowego

2. . FRFYAL LRRalGl 62 ¢ Soperadyinyehiz] (G dzNBE a8 a0SYs g

3. % NI DRTFYAS LI Y)\té)\n

4. . IRIFyAS &aeaiSydz 20a0dza3A aeaidSvydz Lkh

5. Badanie systemu operacyjnego Windows

2 yladtLyeoOK TFat OAFOK fF02NFi2NE2y@OK o012YL]
20t A0T SYAlF 6 I Ny dzAT I OKI Bl Rt gz Qe 2We OKZ LBE D2 ¥

sieci i oprogramowanie do komunikacii.

AE. Frisch, Windows N&dministracja systemu (Wydawnictwo RM, Warszawa, 1998),

A. Neibauer, Domowe siekbmputerowe (Wydawnictwo RM, 2000).

t NI SGégl NI IFyAS GS1aldsé63x ! @ alldaNT 28Rl gyAOiy
Arkusze kalkulacyjne, R. Lenert; Wydawnictwo KISS, 2007




9. Bazy danych, D. Przygodzki; Wydawnictwo KISS, 2007

10. C. Hunt, TCP/IP. Administracja sieci (Oficyna WydawRie2® ME, Warszawa, 1996).

11.{® ad .+ttS6> % NI NDRI+FYAS aASOALYA Lt 11 LX
12.0 028G 126FyAS 12YLIziSNbk o> %d b2ot 1 2641AT 28R

Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy st’udeObCiNlJeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
Bezpoérpdni konudkt ag wamyakgiacd alchsn: h .
30h) + Il wiczenia (é& h) + innym ((é8hh) 4 53
egzaminie )
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 24
Przygot owani ewtymodo kolokwionk zaliczemiowego 20
Indywidua | na praca wgasna studenta z lite 4
Inne
Sumaryczne obci N 101
Zajncia wymagaj Nce bezpoSredni Bd) 2,1
Zaj ncia o char a3t 2,0
ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-28 godzin
W sekcji ALi czba punkt -w ECTSO S uma punkt-w ECTS :
nauczyciela akademickiego i o0 charakterze pra&tycznyr
zajnl/ grupy zajnl.
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SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Metodyka i techniki programowania_|

Methodology and Programming Techniques _|

11.3

obowi Nzkowe

1

Egzamin

LI 30 2 1 zal i czenie z o

Dri nU. Gukasz Mik

Nauczyciele akademiccy Zakgadu EI

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

2Formaprowadzevmylkagazdla,‘yvnu:ngla aulattwato&memenatlum/ zaj fi-diwd cgemii mar yj
praktyczne (w tym zajnc-llaNlwyzoehmsmazmmmdyf;zrmﬂlghmczna)d_@ovmcheSnla |l aboratory
- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj fici a z technoliolgwiicziennfior maicgjp@hichme , PeZEnowe, ‘
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Danemerytoryczne

Znaj omoSi podstaw matematyki a pozi omie
kreatywnego mySlenia.

al LRRaidlg26nNn 6ASRIt yi

Zna i rozumie zasady cyfrowego i bitowego kodowa ME1 W05 .
EPWL Sy vFaNXE 024 2NI T 282 LING Egzamin

cyfrowych.

al dzL32 NI DR126FynN 6ASRIt ME1 W05 .
EPW2I 7 L Rz & Oe¥NBRGS32 |2R24 Egzamin




al #ASRIt yioe vYSizR ydz
2LAadz A IyLFftAl & RIAIOF ME1 W05 .
EPW3 i1 108 2L gdz A plzefatzdnia & |y - Egzamin
aedyl Osg0
Zna podstawowe zasady programowania
strukturalnego, proceduralnego i obiektowego oraz
budowania oprogramowania z wykorzystaniem ME1 W05 .
EFW4N$6yéO$98fTé1;g L%QHNJY - Egzamin
R202Ndz 2tT &1l MNRRANDVES
LINRPOf SYs 00
Zna zasady niezawodnego programowania
2 YLJzi SN» ¢ © al T 6AFR2Y| ME1LWOS :
EPWS ILJNE ANF YA&aGe 11 LRLINI gy2 - Egzamin
geyAllI 2ND0OeOK | 060t R3¢ LJ
''YAS ad2az2 sy Fayie Ry At 1
FNEdGYSGe(lt salliyAlsego
leyxéirgzﬁyéaz 2LM£3N{Y2é VEL UGS Testy, ptaniai |
ge12Nl eadesl 6 A LINI Sisl = sprawozdania® ¢ A Ol
Tyroinos 1 Tradz2a26lyAas laboratoryjnych
bitowych w strukturach.
t 20NF FA TFLINRB2S1G2610 &
LRGN FA 10 dZR%?'; 6 o 2tile Testy, pytania i
EPU2| LINBINI ¥ 20fA01 SyAz2ses o ME1 U03 Sprav\;ozdamab 54O
LJt Z\ 1 1'3{3 i 2 NI | ) |:JNJ 51; I 1 e Zj (e} laboratoryjnych
dzNJ DRI Sy Al 1 SgytuaNIyS o
t 20N FA AYLI SYSVNRRE 5 A &J
YASTAYGSINRSIYyR&YDd | YAS
EPU3 programistycznymi dla sprawnego uruchamiania MEL UGB Testy, pytan_ia I, o]
LINPANI Ysg ¢ 2tT eldz /3 dz = sprawozdania®d g A Ol
gel12yFyAl LINRBINI Ydz 2 NI T laboratoryjnych
20t A01 Szo
UY)\ASV 1 2 dey,)\ 1v2”é I-Aé é/)\At' ) [ Testy, pytania
BPU4laLISO2HE Aaue Ol ySANSOYMYAY |  p\y yi5 | sprawozdaniad 6 A O]
NRI 6ADI YAl AYyO0eyASNR]A - laboratoryjnych
Jest przygotowany do samodzielnej kry}yt_:znejA oceny Egzamin
agzese sASRIEE A 2ZROASNI Testy, pytania i
EPK1| znaczeniawiedzyR 21 6 A ROl Sy Al ST EN1 KO spravx;ozdaniab PR

AYyeOK 2450 6 NRIgANDI &g

poznawczych i praktycznych

laboratoryjnych




Wy k g:a dWy k g a d konwencjonalny, wykgad z prezent
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfi kacj a edpeowadzona jekt przer: a gcen

9. Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

10. Akt ywnoSIi p odpoacriteak | wiweodSzcN,N i umi ej itnoSci am

11.Przy wystawiani u obcreann ap of dessutmopwoud Nwcweacdhii 0 b e ¢
laboratoriach). ) ’ )
12.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy kgad

5. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzarpizeprowadzorgo w formie
pisemnej lub ustnej, orazywmagana j est obecnoSi na wykgad

6. Dopuszczalne sN nieobecnoSawisemesirzeB By 10§60gbdzin
nieusprawiedliionych. KaUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua ocendpnzi aegzSaymiunaucj @ @y P
indywidualnie

Laboratorium

3. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wssk i ch [ wi cze &
wramach harmonogramwV. pr zypadku nieobecnoSci, Z ]
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
i wiczenie | aboratopiy¢mweszypchzedaj ub wocalseés

10. Pod c z a sstudeatvfik onuj e samodzielnie zadane prz
ajnl jego praca jest oceniana. W trakcie
kartk-wki) zwi Nzane z bieUNcym mat er icanjed
roblematyki [ wiczenia. Zar-wno praca inal wi
N oceni abepwn&kkawi 0

zasi e semest r dwapaokwéap p o wed z a p B Zea N (k tad)d tetesh
oUnoat rzymadi domd 40 Npeon&prawwi edl| i wiao kobkwium jesy
- Whoznattcznayamani em zer owej l'iczby punkt - - w Z
swoj N nieobecnoSi na kol okwi um mp fibdanym erzez
prowagbz Nc e
12.Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn puni
Liczymy: R = (A/T) x 100%

=
=
o

13.Zal eUnie o® whkzinazraeamegoocenn koE owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)
R >81% 90% plus dobry (4,5)
R >71% 80% dobry (4,0)
R >61%  70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostateczny (3,0)
R <50% niedostateczny (2,0)
10.0ceny wyraUone w sk alndnapcenyw skalitos 2)0g(rjd) de B0 (Ipdb) zge(
zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn




11.Student , kt-ry nie uzyskmuynkay-ma gmmnterj z enbi nne jn|
moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpil
wi Acej ni U cztery nieuspr awipeodlriawikoonwee roibeg
zcajego semestna.tdimbbachofoiprawkowych mo

dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe
poprawkowym.
TreSci programowe (skr-cony opis)

Zapoznani e student - w kzo npsa d sutoawaonw yamii zkaosdaodwaanmi i
i 0g- 1| nymi zasadami ni ezawodnego programow
poznanie zasad uruchamiania i testowania oprogramowania (diagnostyka i testbweykerzystanie
debuggeznani ePszczeg:- gowych zasad programow
jAizyk- w), poznanie roli preprocesingu, zasac(
arytmetycznych, logicznych, steruj Ncych, bib

Contents of the studyprogramme (short version)

Familiarizing students withthe basic principles of designing and coding computational algorithmsg
general principles of reliable programming. Getting to know the programming environment and ge
know the principles of running and testing software (diagnostics and tesisigg debuggers). Getting
know the detailed rules of programming inl@hguage(with references to other languages), learning
role of preprocessing, principles bfdicator arithmetic memory economy, arithmetic, logic arabntrol
instructions, lilbaries.

TreSci programowe (pegdgny opis)

281 0FR

walRe f3I2NBGYATFO2A LINRPofSYsgyY t22t0AS |3
LINI SRaGF AL YAl ® %l alReé 12YLIziSNRBgS2e NBLFHEATIO
gel2yesl yAl X dzNJ DRT Sy Al 1 Séy taneNdhkdnputeholbe | 3 & &
NBLINBT Syl 028y Lkat OAS (Gellz RIy@OK A &ail (dzdz
Fft32NBGYAOTl yeaOKY %l &k Re AYLX SYSyidlO2a |t 32NE
12yaiNyz 028 2t i eqaxe !l {1320BIH2rA S yRIOKNIOH 2 NB S Y I
LINI SGgF NI FyAl 12Rdz LINPINIF Ydzz (1 2YLWAEFO2F A ON
/ KENF {GSNradGe1lr A (tFaefAalloal 2atcromstgus LINE I NJ
progray 2 6 YA S RAFIy2adeltr LRLNI gy21 OA aeyidl aec(
LINEANI Y26FYAL® %l alRe& LINRPINI Y246l YAl ¢ 2t1 &1 dz
0f21AZ AYy&aldNYz1 028z T aAat 3 =pto2nod|tdys26l CeAr Tyel|ilé X Y
NI dzi26FyAS (elddzx GelLle RSFAYA2461IYyST NBTYALFN 2
12RTAS® t2RalGl#26S 2LISNF 02S LINBLINRPOS&2NI = NR
hoAS1UE YT adl oSz TYASYyyS LINRaGS:s qutAOSZ ¢}
GaA1IITYA126SY 2LISNIO02S yI galli1yAllOKE galliy
Y2y aiNHzZ 028 f32NRBiYs s ¢ 2tORYIZ / oA BRNED SKVKA I
¢l £t SOSyal LJNEBNJ-Yxaééé”yS TéAnNT IyS 1T yAST I 61

bitowo-I y' I OT NO&OKZ LREtF oAl
prototypquY‘[ O2AZ 6allTyAlA. ﬁez Fdzy 1 O2AX Fdzy1 028§

S

i

LINE2 3 NJ g NB{dNByoOeayedk o SaiR] BRI B | Rdzy ¥@3 & Ni &%

A0t A2 S“[;\ eti @1t !'b{L /Y hLISKIO2& % SBH DAdzO K :

aLISOeFALlFO2S F2NXNIF{lGdzz 2LISNI O02S S22l OAtkgeal ol

REy@OKzZ LXALA Tyrk126S A O0AYINYSs yASIIg2Ry2I
ar®

L
dd &1 26y Ao

Laboratorium

Wprowsdxa8ié danych z klawiatury; interfejsy graficzne.

06AO0T SYyAl t1L 02N iG2NEB2yS NBIFIfAT26FyS 6 2LJ NOA
{OKSYlI (& o0t2126S Ft3A2NRGYs 6 T LRTYyFYyAS rie§ 1
dzNHzOK I YA YAS LIASNB AT $S32 LINRBINI Ydzd t NEANI Y24
12YLAELFG2NE fAY1SNE 6dzR261 YIF { N dzOF GgAal 2n0O& 0




/

Ta

13

16
17

aeyidl1dde0l yaoK A
podstawowe operatory logiczne.
tt Gh LI SYSyidl o2l LASNBal §32 t3IA2NBdYdz ¢ 2t 1 &

2 31T YALA DY iblbikdediiag.h. Fupkejd. Rekurencja. Struktury danych. Operacije na
LI A1l OK® Y2R26FyAS 0AG26S AYTF2NNIO2A% 12yaiN

14. .
15. .

18.

z

TeANTFyYyS 1T gl 6ASit | yAOSAYD (AR 26008 1810 23l R/AA2SIYK & Y2
GSad26FyAl 2LINRPINI Y246 YAl 0O

blice jednarymiarowe i wielowymiarowe. Sortowanieg & { 2 NJ e aidl yA S YSi2Re

. N. Wirth: Algorytmy-+struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2002.
® 2 dYSNYAIKIYySI 5dadwAiOKASE Wtieél /I 2b¢ 7
®2 GYSNYAIKIYS 5dadwiAiOKAST wtiel /I 2b¢ 2]
. K.A.BarklayANSI & Problem Solving an Programming, Printice Hall, 1990.

. D. van Tassel: Praktyka programowalidN T Warszawa, 1989;

2 d5dz0KY Cl aldeéydzznode T BHALEYE2VYRIUZBRE s ®RI ¢

Dan

e jakoSciowe

Forma nakgadu pracy st’udeObCiNueni
(udziag w zajiciach, aktywnoSi, o gpeer]
Bezpoérgdni konudkti ag wiavuayak Ghachi) e (edoatorium
30h) + Il wiczenia (€é& h) + innym ((é6hh) 4 55
egzaminie (4)
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 26
Przygotowanie do kolokwi-w i egzaminu 16
I ndywi dual na pr aciat ewgaatsunraN ,s twydkegnat daa nzi 4
Inne
Sumaryczne obci N 101
Zajncia wymagaj Nce bezpoSredni Bé) 2,2
Zaj ncia o char a3dh) 2,0
ObjaSnienia:
1 godz. = 45minut; 1 punkt ECTS = 230 godzin
W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO0O suma punkt-w ECTS :
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznyr
zajnl/ grupy =zajnl
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SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Metodyka i techniki programowania_| |

Methodology and Programming Techniquek _|

11.3

obowi Nzkowe

2

zaliczeni e

LI 30 2 1 zal i czenie z o

Dri nU. Gukasz Mik

Nauczyciele akademiccy Zakgadu EI

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

2Formapr owad z-ewykaj azda ywiif z 8n i a a-ulektpratoSi gjemé nati um/ zaj A-diwd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ficHl avi vy cemdsgeneipaedytjzied Kinczna)elifiowi,c zleSni a | abor at ory
- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj fici a z technoliolgwiicziennfior maicgjp@hichme , PeZEnowe, ‘
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane mernytoryczne

ZnajomoSi podstaw komputerowego kodowani a i p
i podstawowa umiejintnoSi programowania w j Az
zagadni e@® zawaratcyhc hwpw o pwaRiedgntNowy h sy st e mTeehnologia
informacyjna ; Metodyka i techniki programowania _|.

Zna i rozumie zasady niezawodnego programowani

12YLz0i SNF 6> 6 ai2LlAdz dg
EPWL| 2 L) Y246+ yAS dzvYASatdy2T1 OA ME1 W05 Kolokwium zaliczeniowe

Ff32NBGYs s ydzySNEOT ye oK

programowania.




Zna i rozumie uwarunkowania programistyczne

EPW2| T 0202y 21 OA 206f A01 Syr2sS ME1 W05 Kolokwium zaliczeniowe
bitowego kodowania informacji i jej wykorzystania.
Zna zasady i techniki budowaniad2 d 2 y S3 2
2LINPANI Y26 YAl 6 2t1 &1 dz : . :
EPW3 ReyEYAOI y&OK &0 Nbz G dzNJ R ME1_ W05 Kolokwium zaliczeniowe
numerycznych i przetwarzania danych tekstowych.
t 20N FA TFLINRB2S G260 &
oprogramowania. PO NI ¥A T 6 dzR2 6 8 Testy, pytania i
EPUL1|YyASI | 62Ryé aeausSyYy 20fAO0 ME1_U03 sprawozdania b 6 A O
w mechatronice z wykorzystaniem kompilacji laboratoryjnych
gl NHzy1{26S2 A sOlaySe oA
t 20N} FA T I LINR @@cgranfowdnia, &
LI2GNI FA T 0dzR26+0 ¢ 2t1 @ o
—~ A Testy, pytania i
EPU2| LINEINI Y 20(AO0T SyA268% 6| MELUOS Sprazvo%amaﬁ“m
LX A1s6 2NIT LINIS{lITeslo - laboratoryjnych
dzNd DRT Sy Al TSyt NI yS ¢
t 20N FA LINI O2 g lzéspoleyiddie ¢ A
TFTRIEYASY LINBPINFXYAAGEOI Y
Epus| L2 GNl Soye yI NBFtATI Oat Testy, pytania i B
2LINI 02616 A T NBIFtAT 2610 ME1_U16 | sprawozdania® ¢ A Ol
TFHLSgyAl2ande R2GNI &Yl yaA laboratoryjnych
zorggy AT 261 6 LINI Ot ¢ 1 SaLkR
al T 6AFR2Y21 06 o6Fdy21 OA Kolokwium zal
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodow Testy pytania.i
EPK1 ENLKO sprawozdania® ¢ A O

LINEINIF YAaGe 1 L2 LINT gy 2

2 31 01 S3aAs5ty210AZ YI 1T 6A
|.
i

gedyAlla2anoe OK 00t Rs g LJ

laboratoryjnych




Wy k g:a dWy k@advencj onal ny, wykgad z prezentacj N 1
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt - - westkpgezt agceni a prowadzona

13.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

14. Akt ywnoSi poparta wi eidtznhb, Scdioacniek!| i woSci N i
15.Przy wystawiani u obcreann ap of dessutmopwoud Nwcweacdhii 0 b e ¢

laboratoriach).
16.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy kgad
7. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz ymnagana
jest obecnoSi na wykgadach
8. Dopuszczalne _ sN nieobecnoSaonisemesirze\8 Oyfd 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychKaUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua ocethdpnzi aegzSaynmiunawcj e vy?pP
indywidualnie

Laboratorium

4. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszykichi wi cze E | ab
wramach harmonogramwV. pr zypadku nieobecnoSci, z
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
i wiczenie |l aboratoryjyweh pajgild pabolkregshei

14.Podc z asstudentvfik onuj e samodzielnie zadane prz

oy

ajAil jego praca jest oceniana. W trakcie
kartk-wki) zwi Nzane z bieUNcym mat er icanjed
roblematyki [ wiczenia. Zar-wno praca inal wi
N oceni abepwn&kkawi 0

zasi e semest r dwapaokwéap p o wed z a p B Zea N (k tad)d tetesh
oUnoat rzymadi domd 40 Npeon&prawwi edl| i wiao kobkwium jesy
- Whoznattcznayamani em zer owej l'iczby punkt - - w Z
swoj N nieobecnoSi na kol okwi um mp fibdanym erzez
prowadzNcego.
16.Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn puni
Liczymy: R = (A/T) x 100%

=
o
o

17.Zal eUni e o ®wyrmatzing zooegd koE& owN z | aboratof

R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)

R >71% 80% dobry (4,0)

R >61%  70% plus dostateczny (3,5)

R >50%- 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedoseizny (2,0)
12.0ceny wyraUone w sk alndnapcenyw skalitos 2)0e(rjd) de B0 (Ipdb) zg(

zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn




13.Student , kt-ry nie wu
moUe w czasie sesji
ni U

zyskag vpyonargzaenbenje j midnoi n
dwukr o X i
cztery ni
e
y

tnie przystNpil

wi Acej euspr awipeodplriawikoonvee noibeg
zcajgego semestru. i Naebbepopo8wkowgchemmUna
dw- ch tygodni od dat kol okwium poprawkowe
poprawkowym.

Utrwalenie najwaUniejszych 2w sjaidz yrkiue zQ;wo w th e g
zaawansowanego programowania w C (dynamiczne struktury danych); zapoznanie z podsta
zagadnieni ami inOynieri.i pr ogr amo wa n-pasadygnma@aego
na przykgadzie jnhnzyka C++

Consolidation of the most important principles of reliable programming in C; implementation of ad
programming skills in C (dynamic data structures); familiarization with the basic problems of progra
engineering; familiarization with the principles of mydradigm programming based on the exampls
the C ++ language.

221 0FR
il glyazelyS LINRBINF Y26l yAS ¢ -DMNIOE 1SdEA/SY | t2NRRIA N
FaSYoft SNIS T (12RSY ylLLA&AlyeY ¢ 2ti1&ldz / ® 58y

A0 NHzl GdzNJ Rl y@OK ol of A0S a ihibkielsiiudangdanydy iyzistdsdzNE
kolejki, sterty i kolejki priorytetowe, drzewa i ich reprezentacje.

Yl A RYASY Al AYO@YASNAA LINBINI Y24l yALY 5S12YLJ
0T FLalFRIE RTASE A NI DRI 0gd 192 v &ENDI 2N 62 LINPANNISY
12YLIAELFO21 61 Ndzy126Fd ¢Sadz26lyAS A FyFEtAT Il a
t NPANI Y246 yAS 20AS1026Sd % &FR& LINRPANI Y24 YA
struktury, obiekt, enkapsulacja dziedziczeéhie LJ2 f A Y2 NF AT Y® Cdzy1 028 &10
2LISNF 62Nk 6> 12yaidNHzZl§2NE A RSaGNHzlGd2NE® {10
referencje.

Laboratorium

LYLX SYSydl 02 g@& o NI ye OK-kbdovameNiBoivelveykorzystardetinfodniciiz
oAlz2e2 TylLrOIlndoSeT LINI SaldaAAslyAS A &2NI26l yA
NB1dNByOal 2 AyiSNFScae INITFAOI yS o6g6el12NI eaidl
Fdzy | O2 S5 epcSaTRAAR AT & LISNHz2N O OK y I OF Z0dzOKI OKO @
Operacje na plikach dyskowych.

Wykorzystanie preprocesora (kompilacja warunkowa).

.dzR261 ReylI YAOTI yeOK &0GNHzl Gdz2NJ R yeOK®d . Aof A2i
ALINY gy 21 OA |t 32NRBGYSs 6O

19. K.A.Barclay, ANSI Ci Problem Solving and Programming, Printice Hall, 1990;
200BjarneStroustrup: Jizyk C++ WNT 2002,

2l.t @ 2NkofSgalAz !'fI2NRAOYRT &0 NMWAiHENBIONR.| v & OK
22.S. B. Lippman, J. Lajoie, Podstawy jnzyka CH
23.YlFeaKI @5 GaGFGNR wtil el /bbod 9FS{desyS LINBINI




Dane jakoSciowe
Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
Bezpoérgdni konwdki ag wawmyak decd a(lckh5n: h .
30h) + | wiczenia (¢é h) + 1innym ((é6hh) + 51
egzaminie
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 12
Przygotowanie do kolokwi-w i egzaminu 8
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 4
Inne
Sumaryczne obci N 75
Zajhcia wymagaj Nce bezpoSredni Bl)o 2,0
Zaj ncia o char a3t 2,0

ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-2B godzin

Wsekcji ALiczba punkt-w ECTSO S uma punkt -w ECTS 2z
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznyr
zajnl/ grupy =zajnl



Dane

0

ZagNczhiko nWuchwagy nr 13/
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Nauka o materiagach

Basics of Material$cience

ME1_08 06.7

obowi Nzkowe

3

2

1Rodzaj

ObjaSnienia:

zaj Al :

zaliczenie
L
LO 15 2 2 zaliczenie z o
Dr hab. inU. Jan Szybka, prof. PW

Nauczyciele aklam@ymiceri iZaMataemui ag

polski

obowi Nzkowe, do wyboru.

2Formapr owad z-ewykaj azda ywiif z 8n i a a-ulektpratoSi gjemé nati um/ zaj A-diwd czemii mar y |
praktyczne i

- laboratorium inbrmatyczne, ZTl- zaj fici a z technoliolgwiicziennfior maicgjp@hichme , PeZEnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

(w

Znaj omoSi

t

p

ym zaj fc-laviwyemd vaa rsipae cfj iad yi sz rnyeigdawe, c Ziend yac 4 mé/o r lalt iom iy

odstaw fizyki wsaymzsanestrzZZsia¢ ompS§acdangn

wprzedmi ot ach Wiizykaawadzaj Ncych

epwi 2" GASREC 6 THINBAAS FAL e woo | Kolokwium zaliczeniowd
fazowych -
al LR2Raidle@g26nN 6ASRIt & . . .
EPW2 65T OAs21 OA AG2LB 8 YSil ME1 W03 Kolokwium zaliczeniows
al LR2Radlg26n oA DRawdiczyrRrei . o
EPW3 26216 0StFil 2NI}126NEG ME1 W@ Kolokwium zaliczeniows
al LR2Radlég26nN gASRIt ¢
EPW4| A LIAST+Fy@OK A OSNI YAOIye ME1 W03 Kolokwium zaliczeniowe
polimerowych i kompozytowych.




t 20N TA

dzft G NI RT 6At 126D

Kolokwia, prawdziany,
Sprawozdania@ ¢ A O

EPUL Younga MELU08 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
A Kolokwia, prawdziany,
EPU2 t 2 U NI .'-F A L2ZYASNI ed ugdgl NR MEL U8 Sprawozdaljlaﬂ ﬂf\ 0]
Brinella, Vickersa , Rockwella. - lab. ¢ pytania przy ich
obronie
t24NI FA TYASNI 86 64LB 00 :O'r‘;mja:;?;"’gzéa;yb
EPU3| f AYyA26S2 A LINJI Sg2Ry21 OA ME1 UG8 Iarlj) taniaprzv ich
YAS1iisNBEOK (s2Nlego - G pytaniaprzy
obronie
t 20N FA T FLXLFYy26F0 A LIN . .
L2YALNRSSSE R212yFS Iyt Kolokwia, prawdziany,
g - 7. , ; ME1 U03 Sprawozdania@ ¢ A O
EPU4| otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, ME1 U12 lab tania przv ich
R212yF 6 AOK AyGdSNLINBG G - - G pytania przy
ot obronie
whnioski.
Kolokwium zal.
ORLIZGASRIAFIEYAS 21NBI I Kolokwia, sprawdziany,
EPK1| 2 1 NBT t 2y S§32 LINJ ST &aASohA ME1_KO03 | Sprawozdania@ ¢ A O
T 6AFR2Y21 06 oldoy21 OA aea lab. ¢ pytania przy ich

obronie




Wy k g:a dWy k g a d konwencjonalny, wykgad z prezent
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona | e

17.Zaliczenia czNstkowe zdobywa ne formie adpawiedgi tusingo
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

18. Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSci N i

19.Przy wystawiani u obcreann ap oj dessutmopvud Nwcayaczhij v & ie 4
laboratoriach).

2000ceny formujNce sN podstawN do tego, aby wy

Wy kgad

9. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz ymnagana
jessobecnoSi na wykgadach

10.Dopuszczalne sN nieobecnoSowisemesirze8 By 10§00 gbdzin
nieusprawiedliwionychk aUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua o c stapmia. Sytugeey z avynj Nu k ooweO , k2
indywidualnie

Laboratorium

5. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszyti ch [ wi cz e &
wramach harmonogramwV. pr zypadku nieobecnoSci, Z ]
odrobieniez al eggo Sci w ramach tej same|j serii
 wiczenie |l aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢

18. Pod c z a sstudeatvyik onuj e samodzielnie zadane prz
zaj Al jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwi Nzane z bieUNcym mat er iocanged
probl ematyki i wiczeni a. Zar -wno praca inal wi
sN oceni abepwn&kkawi 0

19W czasie semestru przeprowadzanmo Jaeastz ykmalio
p u n kNieusprawie | i wi ona na elodlecknwiSd m nj e sttzymaniem zevomve]
l'iczby punkt-w z tego kol okwi um. Student ,
moUe je pisal w.,pedamynmeppz&nipjeswgmzNcego.

20. Pod koniec semestruswi j emy uzyskane punkty ze wszystKk
maksymalnN moUli wN do uzyskania liczbin punli

Liczymy: R = (A/ T) x 100%

21.Zal eUnie o®R whkzharememgoocenn koE owN z | ab
R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)

R >71% 80% dobry (4,0)

R >61%  70% plus dostateczny (3,5)

R >50%- 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedostateczny (2,0)
14.0ceny wyraUone w pszéliezing na pceny w skalitos 2)0g(rjd) de BJ0 (bdb) zgog

zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn
15.Student , kt-ry nie uzyska§ wymaganej mi ni n

moUe w c davaike odesjei przystNpil do kol okwiun

wi ncej ni 0 cztery nieuspr awipedlriawmikoonwee noibee

zcagego semestru. Ni eobecnoSci na terminac

dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe

poprawkowym.




various materials in the construction of mechatronic devices.

Pomiary temperatury.
t 2YALFNI OASLIOF 60T OA6S32 OAlL
w21l a7 SN ILING Big@& Ry 21 6 A

oakwpnE

Celem przedmiotu jest zaznajomienie student a
wgaScifwozsyecdznyc h materiag- - w, dzinki kt-rym
stosowani a r - Unych manteehatioracgnycty. w budowi e ur z

The aim of the course is to acquaint the student with dlsecé of materials science and methods of tes
the physical properties of materials, thanks to which he will have the basic knowledge necessar

2310k

1. 2LINR S+ RTI SyaASao al GSNAF A 282 a10FRYA{AD t 26
2. al i SNAL OY RSTFAyAO2lI T LRRIAIT yI yIFEGd2NFtyS 7
3. LREAYSNE A YIFGOGSNAIOE OSNI Y)\C)iyécb

4, . dzR2 gl | G2Ydzd 2 ANTA YAt RIAE®RIT R (221656 S ! 1 T
5. Struktura krystaliczna metali. Defekty struktur krystalicznych.

6. .dzR26l a2l ed t NISYAlLye FI126Sd ! 10FR& Nk
7.0 yEEAT L GSNXYAOT Yyl &iG2Llb] OSa2t OB & (DRI 6 &0 NY
aG2Lk 6@

8. %dd&eOAS A RS12KST 2 YIGSNAI U560

9. {GFLtS 2Rt SsyAOl S A aiz2LXRe d0StlTl @

100ho N6l OASLIE Yl a2l gd

11. h 6 N& 0 | I -chémi@rialktai2

12.al GSNRAFve aLASIFyS A OSNIYAOI ySo

13.al GSNRALFOe LRtAYSNRBSS A (2YLRI&G26S0

14. a I i S N&ktroteéhni&rie. Diament, technologia i zastosowania w elektronice.
15,aStG2Re O RICESHI 6 SENI 8 @1 yS o RFyAlF YA{NRA
6011 OA621 OA YSOKIYAOT yeOKZ o6l RFYALF 1 2NRIT &2y
16. Technologia krzemu w zastosowaniach mechatmych.

Laboratorium
20T OAg21 OA SESTUNRBOTYS NBT@aliz2Nrsg tAyA268
'fONI RT oAt 126 YSG2RIE gl ylt Ol FyAl Y2RdzOdz | i
¢l NR2T S A 2RLENY216 yF {NHZOKS LX1FyAsS Yl

1. L. Dobrza@Gski, Podstawy nauki o materiagact

2. A. Ciszewski, T. Radomski, A. Szummer , Ma t

3. Laboratorium z nauki 0 materiafachodo praca
AGH , Krak-w 2000.

4. Lisica A., Laboratorium z materiagoznawst w:

5. Technologie diamentowe. Diament w elektronice, OW Pol. WarszajwaRi@5.




Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
Bezpoér’edni konwdki ag wawmyak decd a(lckh5n: h .
15h) + | wiczenia (é h) + inngm(€6h) 36
w egzaminie )
Przygotowanie do laboratorium,wi cze G, zaj Al 23
Przygot owani ewtymodo kolokwiark zaliczeniowego 12
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 4
Inne
Sumaryczne obci N 75
Zajhcia wymagaj Ndei bdmpo&uedunc 2§D 1.4
Zajncia o char a3h)g 2,0
ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-28 godzin
W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO suma punkt - - w
nauczycielaa k ademi cki ego i o charakterze praktycznym

zajnl/ grupy zajili

ECTS
ni e

z
m



ZagNczhiko nWuchwagy nr 13/
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Mat eri agoznawst wo

Materials Sience

ME1_09 06.7

obowi Nzkowe

3

zaliczeni e

LO 24 2 3 zal i czenie z o

Dr hab. inU. Jan Szybka, prof. PW

Nauczyciele aklam@ymiceri iZaMataemui ag

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilt z 8ni a a-uekgratoSi gjemeé nati um/ zaj A-diwvd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ncHdlaviwyemdvaa rsipa cfjiady sz ryeiglowe, c (Zire@nd yac 4 me/o r lalt iom iy

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwii czennfioar mait g jpdektednone, BKZ T
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Wymagana jest podstawowa wiedza z chemii i fizgkn aj o mo S
wpr owad Z Bijykéc ydahuka o materi adach.

al L2 RAGI ¢ 2 gaRresie heSkResieS &
YIGSNAI U5 ¢ stosbwadyghiwS NB 1 A O
elektrotechnice, elektronice, automatyce i
mechatronice

EPW1 ME1 W03 Kolokwium zaliczeniowe

al LR2Raldlg2bnD|1 BBESRBt 2RR
EPW2| YI GSNAIF U546 AydoeyASNB]AO| ME1WO03 | Kolokwium zaliczeniowe
R2aGNJ §3F LRGN Sot AOK

Zna metody pomiarowe wyznaczania podstawowych
g0 T OAp21 OA 20Nl yeOK Y

EPW3 ME1 W04 Kolokwium zaliczeniowe




t 20N FA LINI SLINPgI RT A3 o . .
EPU1 VSGFtA yASOSIHI ye OK X ME1_U08 Kolokwium zaliczeniowe
t 20N FA LN SLINEGI RTAS o go'rc;'\‘,v";'?az:l?;"’gzéa;yb
EPU2| GNEoOo2t23A01 yeaOK 60ASNY& MELUOS Ia[t)) e
YIGSNAF Os5 6@ - G pytahia przy
obronie
Kolokwia, prawdziany,
t 20NF FA LINT SLINPSIFRTAG © Sprawozdania@ g A O
EPU3| 5 g & of yeaOK g@oNlIyeOK Yl MEL U081 b, ¢ pytania przy ich
obronie
t 20N FA T FLEFY2610 A LIN Kolokwia, prawdziany,
EPU4 L2 YA I N‘E.z. SX _ RZ 12 y' ILJNJ Islﬁla MEL UOS Sprawozdamaa Q.f\ (0]
otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, - lab. ¢ pytania przy ich
R212ylFd AOK AYGSNLINBGE O obronie
t 20N} FA aLRNI DRI AS R21d Kolokwia, prawdziany,
L . . A Sprawozdania@ g A O
EPU5| zrealizacji powierzonego zadania badawczego i ME1 U12 : .
. lab. ¢ pytania przy ich
pomiarowego. h
obronie
KNEGBOTyAS 208yAl ag2en Kolokwium zal. -
J2iGss R2 12NfeadhyAl I Kolokwia, sprawdziany,
EPK1 S1ALISNIs 6 2 N‘]; i )fyé K 2 ME1_KO1 Ezrawozt(;irigaa:zﬂ iého
LINEOofSYss LRTYylIsOl 8 OK A - G pytania przy
obronie
Kolokwium zal.
R A Y o . Kolokwia, sprawdziany,
epkz| L 2ZUNI FA 21 NBET{AG LINAZNE ME1_KO03 | Sprawozdania@ ¢ A O

wykonywanychwD St dz NBF t AT | O2A

lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k@advencj onal ny, wykgad z prezentacj N 1
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt- - w tlpgezt agcenia prowadzona | e

21.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

22.Akt ywnoSi poparta wiméaiNtnoSci aklii woSci N i
23.Przy wystawiani u obcreann ap oj dessutmopwoud Necwahiih o b e (

laboratoriach).
24.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy k § a d

11. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz ynaganal
jest obecnoSi na wykgadach
12.Dopuszczalne ~sN ni eobecnoS wisemesirze 8 Gys 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychKaUde 10 % nwieaspcfwigedlzi n nieob
wsemestrze obni Ua ocendpnzi aegzSayntiunauc j e vy P

indywidualnie

Laboratorium

6. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszysti ch [ wi cz e &
wramach harmonogramwV. pr zypadku nieobecnoSci, Z ]
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
 wiczenie |l aboratoryjne przed bebnwSciasi g

22.Podc z asstudeativyikonuj e samodzielnie zadane prz
zaj il jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwi Nzane 2z biid0UNczyym sraudcernta §ewy
probl ematyki i wiczeni a. Zar -wno praca inal wi
sN oceni abepwng&kawi O

23.W czasie semestr udwp koblwips pwawd aaZeaNckha Ode B
otrzymal od ONideou s4p0 apvueldtl i waohka| okewbbmc n @
zotrzymaniem zer owej l'iczby punkt - -w z teg
nieobecnoSi na kol okwi um mo,Poglanymer pesapr owa ¢

24, Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn puni

Liczymy: R = (A/ T) x 100%

25.Zal eUnie o®R whkznazaememgoocenin koE owN z | ab
R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)

R >71% 80% dobry (4,0)

R >61% 70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedostateczny (2,0)
16.0ceny wyraUone w sk alndnapcenyw skalitos 2)0e(rjd) de B0 (Ipdb) zge(
zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn
17.Student , kt-ry nie aulznyesjk algi cwybnya gmwreljt -nw ng o
moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpil
wi ncej ni 0 cztery nieuspr awipedlriawmikoonwee noibee
zcajego dNemebercmoSci na terminach poprawko
dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe

poprawkowym.




Celem przedmiotu jest zapoznanget udent - w z klga-swf i kBygpnNe rnsak
wel ektrotechnice, el ektronice, aut omatyce i
wyznaczania tych wgaSciwoSci, technol ogi ami
zastosowania w urzNdzeniach elektrotechniczn

The aim of the course is to familiarize students with the classification of engineering materials
electrical engineeringlectronics, automation and mechatronics, their properties, measurement meth
determining these properties, production technologies of selected materials and examples o
electrotechnical and mechatronic devices.

2 81 0FR

1. h33styl OKINI{1GSNR&GE]Tr A NRBRTF2S YIFGSNRAI Us ¢
ceramiczne. Polimery i tworzywa sztuczne. Kompozyty;

2. .dzR26l YIFIGSNARIFOs6Y . dzR26F FG2Ydzd 2ANTFyAL
wi SOT egAadl &0GNHzl GdzNI { NB&AT GFOs 6T

3. 20T OA621T OA YL GSNRAIFOUOs6Y 20T 0A621T OA YSOKLI Y

4, aSilrtS A aitiz2Lk YSGFIfAY 2LINRPSI RI-BHREOAASLRRIY
Staliwo-LJ2 2t OA | LJ2 R& (2621 8RA (i IAGE A%® aSiltS yASo
f S1T1AS A AOK aiG2LBd aSiltsS OAtd1AS A AOK &l

5 al GSNAI & OSNIYAOT YSY 2LINBSIFRI SYyASad / SNI YA

Al 2t OecaySod al GSNAI & o0dzR26f L yST

6. Polimery i tworzywa sztuczne;pfbwadzenie. Elastomery. Termoplasty (tworzywa termoplastyczr

Duroplasty termoutwardzalne. Duroplasty chemoutwardzalne. Tworzywa sztuczne specjalne;

7. Y2YLRT @deyYy 2LINRSIFRISYyASd al GSNRAIF Ve adGz2az2sl

zbrojeniekomg I 8lis g YvY2yvYLl2iede 1T 2ay26n YSilt26nNd
Laboratorium

1 FRFYAS 60T OAg21 OA YSiGFtA yAaASdStIT yeoOK A

2. . FRFYALF 6OFT OAg21 OA YIGSNARI OUOs g LREAYSNRGEO
3. .FRIEYAlL gO0FT OAg2T OA (NRBO02f23A01TyeOK 60ASNY
4. Badanies OF 1 OAg21 OA 2LJie Ol yeOK YIFIGSNALI Os g

1. /| Aa1 S6&1AZ ¢d wlkER2Y&TAZ !'®d {TdzyYYSNI = al (SNJ
Warszawskiej ISBN: 9788372078049, 2009.

2. [ ® 520NJ I Za1AXYItiBRAG 106 OKY RdzlySii2 t 21 yI galig2z

3. [ FO2NFG2NRdzy T ylrdzZlA 2 YFOGSNRFOFOKE LINI OF |
I'DI X YN} 1356 HANNOD

4. Ciszewski Andrzej, Radomski Tadeusz, Szummer Andrzej.

5, Lisica A., Labor at or litachmkazRadomskae 2009a § o z naws t wa

6. weYlINR]lA %oY al G SNALFO2T ylgatez2z A 1 2yaildNdz
| tnalAsSes wnnnod




Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
Bezpoér’edni konwdki ag wawmyakdecd alcIn: h .
24 h) + | wiczenia (é h) + inngm(é€4h) 49
w egzaminie )
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 18
Przygot owani ewtymodo kolokwiark zaliczeniowego 8
I ndywi dual na pr aciat ewgaatsunraN,s twydkegnat daa nzi 2
Inne
Sumaryczne obci N 77
Zajhcia wymagaj Nce bezpoSredni 4¢)d 1,9
Zaj ncia o char a3dh) 2,0

ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minutl punkt ECTS = 2880 godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO S uUma punkt-w ECTS :
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznyr
zajnl/ grupy =zajnl



ZagNcneth do Uchwagy nr 13/
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Grafika i nUyhkonseukggika i zapi s

Engineering Graphics and Construction Records

6.1

obowi Nzkowe

1

Egzamin

LO 30 3 1 zal i czenie z o

Dr hab. inU. Jan Szybka, prof. PW

Nauczyciele akademiccy Zakgadu EI

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilt z 8ni a a-uekpratoSi gjemeé nati um/ zaj A-diwd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ncHl avi wysgeErjaisaazneé (medycine/ klinizmek igbowi,c zZleSni a | abor at ory

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwiicziennfior maitgjpd it we PeZEnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Umi ejntnoSi obsgugi komputera kla§y PC w stop
dokument - w i ich zapis weZwakamaSkjzpgaesie Een
wprowadz®pblNsyatwy system-w operacyjnych. Techno

PosiaddJ2 Raidl g26nN 6ASRIt |

AYORYASNE{AOK LINRINI Ys g .
EPWH NBT6aniestyAas THRIZ &0 MELWO8 | Egzamin

mechatroniki.

t2aAl Rl LRRaldl#g26nND 6ASR
EPW2|a(i2a26lyeOK ¢ IAMNBURKMOS A ME1_WO08 | Egzamin

technicznym.




vyl 1 Fal Re LINI SRaGlF gAY
EPW3| rzutachpro§ 2 { DGy e OK A | 1az2y? ME1_WO08 | Egzamin
zdz61 3t t RYASYASY LINJ S NR 3
byl T FalkRe G62NI SyAl NE
T SadlréeASyArz2geOK A 10208 .
EPWA s Radts26n sASRIC yE ag| MELWO8 | Egzamin
technicznej.
Kolokwia, prawdziany,
epur|t 2 GNF FA LINJI SRadl gA0 6 N MEL UOL Sprawozdaniad & A o]
aksonometrycznych proste elementy techniczne. - lab. ¢ pytania przy ich
obronie
« N O . x Kolokwia, prawdziany,
t 20N> FA aL2NJ DRI AO NEadz SRR
cPuz| § 50Ky A1 ¢ NG STNp ey A o] NELLOL | Smavordied o
Ol eudld Neradzy1A | Saidl gAsS - o
obronie
t 20N} FA LRAOAZEASLS &AL Kolokwia, prawdziany,
. ME1_U01 Sprawozdania@ g A O
EPU3 | programem do komputerowego wspomagania ME1 UO06 lab. ¢ pytania przyich
projektowania np. AutoCAD w obszarze grafiki 2D i - obrbnie
P2 GVN\]- FTA 2LINIO261 6 R 2 dzY § Kolokwia, prawdziany
II'Rllyéll éyééy}\SN\ElAgHz Sprawozaaniaélé)\b
EPU4| 2 Y5 o A S){AS éféYA‘[s?J&BI;f A ME1_U12 lab. ¢ pytania przy ich
LINJ e32u2¢l 06 A LINJ SRaul o obrbnie
LI21 6At O2y D geyAirnazY NBI
Egzamin
w21 dzZYAS LI GNJ Sot dzl dzLiS O Kolokwia, prawdziany,
EPK | 6 ASRT & T T F{1NB&dz INI FTA ME1_KO1 | Sprawozdania@ ¢ A O

komputerowego wspomagania projektowania

lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:adWy k g ad konwencjonalny, wykgad z prezent
Lwi c zlgbaratayjne: wykonywanie | wicze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona |

25.Zaliczenia czNstkowe zdobywane pr adeowieds usmnyck
kol okwi - w, kartk-wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

26. Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSci N i
27.Przy wystawiani u obcreann ap oj dessutmopaoud Nicaviacahgih o (b e Y

laboratoriach).
28.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy kgad
13. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocenggzaminu (ustnego lub pisemnego) o
wymaganajest b e c no S| na wykgadach
14.Dopuszczal ne sN nieobecnoS wsenmesirze8 Gy 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychKaUde 10 % ni euspr awiedl i wionych
i

wsemestrze obni Oa 0 c stapria. Sytugeey z wnj Nu k oweO , 2

indywidualnie

Laboratorium

7. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszysti ch [ wi cz e &
wramach harmonogramwW. pr zypadku ni eobecnoSci, zZ ] d
odrobieniez al eggo Sci wW ramach tej same|] ser i
[ wiczenie | aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢

26.Podc z asstudeatvyikonuj e samodzielnie zadane pre
zajAl jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwiNzane z bieUNcym materiagen
problematyki [ wiczenia. Zarnakno gmag¢ & modiwi
SN oceni abepwngkkalwi O

277W czasie semestr udwap koblevias p wawad aazaNcka Ude ko
otrzymal od ONideou s4p0 apviu eldtl i waok®d® | akebbmcnpe
zotrzymaniem zerowej l'iczby punkt - w z teg
nieobecnoSi na kolokwium mopPpedpeymi pakew pg

28.Pod koniec semestru sumuj emy uzy laabeeemy un k
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbin punik

Liczymy: R = (A/ T) x 100%
29.Zal eUnie o®R whkznarememgoocenn koE& owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)
R >81%- 90% plus doty (4,5)
R >71%- 80% dobry (4,0)
R >61%- 70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostateczny (3,0)
R < 50% niedostateczny (2,0)
18.0ceny wyraUone w sk alnénapcenyw skalitod 2)0e(rjd) de 5/0 (ipdipdnie
zzasadami ok A@&®LReg@d mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

19.Student , kt-ry nie wuzyskag wymagane,] mi ni n
moUe w czasie sesji dwukrotnie przystnypile
wi ncej ni U cztery nieuspr awipedlriamikoonmee roibee
zcagego semestru. Ni eobecnoSci na terminac

dw:- ch tygodni od daty kolokwidnmkpopiUawk awe
poprawkowym.




TreSci programowe (skr-cony opis)

Zasadyt wor zeni a schemat - -w i rysunk-w el ement - w
zgoUeni owych podzes p.oZintegiowanenaps oygr aimo wa z iNe z d (E
CAD/CAM.(ang.ComputerAide®esign/ComputerAided Manufacturing). Modelowanie

el ement - wkonstrukcyjnychmaszyniurzNdze@utom

Contents of the study programme (short/ersion)

Principles of creating diagrams and drawings of elements and parts of machine construction as
assembly drawings of subassemblies, machines and devices.Integrated software for engineers frg
CAM groups. (Computer Aided Design / Conbgu Aided Manufacturing). 3D modeling of structu
elements of machines and automation devices using modern CAD programs.

TreSci programowe (pegdgny opis)

231 0IR

DN} FALl Ayd@yASNmlF 2112 a&nd ézl:e)\j[J&lCEﬁpQNJﬂésﬁSw
¢ SOKYAll LINI SUNB2sgs NBadzyldz 6SOKYAOIyeY A ¢
technicznym, oznaczanie i kreskowanie przekroju, rodza@ prl2 25 > LINI S N 2 S
10208y A2680K0® %I a4 Re NB&a26FyALF 2NIT Ol &dl ya

LR RI S&alLl20s63> YlLailey A dz2NINDRTSZod ¢2f SN yoO2sS 4
NPERTI2dz 20Nk 01 A KSAGTINHAXNENBORABRFSONE DA OT yS LI
YIal eyo t20n01 SyaAl NRTonoOiyS A yASNRI onoiySo
ALINJ t 30 A KIFYdz OST LINJI S1OIFRYAS YSOKIYyAOT ySo
Zastosowanie graddi komputerowej do tworzenia dokumentacji technicznej. Schematyzacja w grafice
AYOR@YASNE]AS2O Cerysdnki szkolehidwe, dierthpve yikatdldgbwe, Goddraficzny zapi
konstrukcji. Wprowadzanie zmian na rysunkach technicznych. Zapis Wetjstw elektrotechnice i
elektronice.
t 2Railil 6268 L2t OAF R2:G20IT NOS LINp2S1d26F YAl A
gaALRYFIF2an0S32 LINF OS AydeyASNBR]AS 6/!53% /1ao
Laboratorium cz.
t A SNX a llaborariuth ma za zadanie zapoznanie z programem AutoCAD (15 godz.).

1. ! NUzOKF YA YAS 1 dzi2/ !5 91Ny tNIS&GNI Sz=
NE &dzy 1 dzT %I LJAa NEBadzy{dz yt& Re&a{1dzT %I Y]YAt OA{
2. Sterowaniewarstwarii t 2Ra il 626S 20AS1G& !dzi2/!'5T Y2LJ
20AS1lis6d 9Rel(i26lyAS 20AS1lis6T aASNISyAsS 2i
geYAIlI NBoGT
3. ¢2NI SYyAS o0ft21s56 A AOK gaill oAl yA Szel,amodel ia dzy {
papieru; Widoki ortogonalne; Orbita swobodna i ograniczona;

4. a2RSt 26l yAS &1 1AStS(26Ss TOALY126S A ONRBOU2

L2 IANHZOASYALF T %BYALYl LI20O20SYyAl 20 Aé1ﬁs;z g LI
5. . NBO& LINPAZBTY STNEONRI S{Ns2T t NJ sé)\ OAST ¢62N
6. widzi2glhyAS cNNBEAE2LINBFEe OK: LIOFal Ol el ys ¢ASt

TY2NXYItAT 26FyS StSYSyide NBadzy{sé G§SOKYyAOIl yq

5NHAF OTtT16 tFo62NFG2NARdzy YI TF TIFIRFYAS g&12y
maszyn (15 godz.)

Laboratorium cz. Il

7. Rysunkiwykonawczel | &+ R& R262NMz NI dzis 65 6@ YAl NRGF yA

8. t NI SRaGlFIéAlIyAS T+ LRY20N 6AR2(1s562 LINJI S{NR2Y

9. Rysunkiv20SyA26S A 1SaidleASyAz2ssST

10. DN} FA Ol y S LJjS RadGlFgAlyAS LI20ONOT SZ NBI ONOIT yi
Ol

N
11.haA ST ALINJ t 30 A Kl Ydz OST




12.t NI S1 O0FRYAS YSOKFIYyAOIl yST
13. { OKSYlI & A NRadzy1A 1020SyA26ST
14. Zapis konstrukcji w elektrotechnice i elektronice.

24.J.Czepigf! dzi2/ ! 5 06A 0T SyAl LN} 1Ge0lyS o5d 2@&Rd
25.D0 222y NE todcKRSOHEBMSNBIGEC2TEIHITIAE | 2y adNUzl O
wykorzystaniem programu AutoCAD. Wyd. PoktgEA { A | t a1 AS2% Dt AgAO
26. ¢ RSdzal 520NJ I Z&a1AY weadzyS1 G(SOKyAOlye YI &l
27.YF T AYASNI {dz2SO1AZ WFERgAIALF . dz2NyASGAOT Y ¥l LY
2@ RIgyAOlGslr 1'DIS YNI {586 HANPD
28. K. Paprocki: Zasady zapisu konstruk€jficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
29. Andr zej Pi ko® AutoCAD 2011 PL: pierwsze ki
30. Jan Burcan: Podstawy rysunku technicznego, WNT, Warszawa 2006.

0
8

Dane jakoSciowe

Forma nak§adu pracy stude/ Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
BezpoSredni konudki ag whwmyekdiacd e(elpatorium
B0h) + ITwiczenia (é h) + inngm(é6h) 70
w egzaminie ()
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 32
Przygot owani eegzdroinuk ol ok wi - w 20
I ndywi dual na praca wjyakgad smiu dietnpgg.a z 4
Inne
Sumaryczne obci N 126
Zajnhcia wymagaj Ncagbergpwdszedine led)d 2,8
Zajncia o char amh 3,0

ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punlECTS = 2530 godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTS0 suma punkt-w ECTS :
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznyr
zajnAal/ grupy zajnl



ZagNczhdok Uohwady nr 13/ 20
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Podstawy metrologii

Basics of Metrology

ME1_11 06.2

4 obowi Nzkowe

| 1

zaliczeniem c e n N

LO 30 2 1 zal i czenie z o

Prof. dr hab. inU. Stanisgaw Kut a

Nauczyciele akademiccy Zakgadu EI

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

2For mapr owadzevmylkagazdla,wnltngl a a-ulektprat,oSi yjeme nhati um/ zaj fi-diwd cgemii mar yj
praktyczne (w tym zaj nc-lIaleyzoemovaanslpaacfj iad yi sz ryecighawe, ¢ (zlreSn drgjcedlimd/o rlalt i n i
- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwiicziennfior maitgjpd it we PeZEnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Student rozpjor“ccziyalajpilccwinizean' znal podstawy
prawdopodobi e@®twa oraz znal podstawowe zj awi
opi sywal w spos-b anal it yZenzanyo morSd s tzea gmwad dend@ach

wpr owa d zAnplidhanatentatyczniizyka

Zna podstawowé J2 2t OA | Aredalogiig | v

EPW1| wzorce, obiekty i metody pomiaru oraz rozumie ich ME1_WO04 Kolokwium zaliczeniowe
g1 1 28Syy$ TéADTlA¢
w2l dzYa S Tlélﬁé gelz2yedagl

EPW2| A OK g6&yAls GNIT 1T 206fA ME1_WO04 | Kolokwium zaliczeniowe
szacowanieny A S LJS sy21 OA®




al 6ASRIt 2 0dzR26AS A O
L2YAIFINRg&@OK R2 LI2YALl NMz . . .
EPW3 ST t 202 f A2 OAS LI NI VS ME1 W04 Kolokwium zaliczeniowg
gASf127 OA YSOK FyAOl ye OK
EPWA4 MaL2 Ralit 240 sASRIE yI | ME1_WO04 Kolokwium zaliczenioweg
pomocy oscyloskopu
t2GNF FA R20N} S LINJ &NJ DR :O:(;mja:;?;vgzéa;yb
EPUL| LR YAL NB yIFLAtOAIZ Ol ad ME1UO08 |aF|; tania przv ich
LI N} YSUNE S w[/ o - G pytania przy
obronie
Kolokwia, prawdziany,
t 20N F A LINI SLINRP 6 RT A0 Sprawozdania@ g A O
BPU2) sl vadedatas2l Oa yi 2a0et| MELY08 b ¢ pytania przy ich
obronie
Kolokwia, prawdziany,
t 20N FTA T Ay G SRINB N2 &1 & N Sprawozdania@ ¢ A O
EPUS| 55 ¢ 4 01 SyASYy AOK 060t Rs 6 MEL UOL 1 b, ¢ pytania przy ich
obronie
PRPONI FA LN} O2618 AYRESA go'rza"g'?a:;?;"’gzéa%
EPU4| 6 1 S&LJ2tST dzvyAS 2ailt 024 ME1 U16 |a% tania. orzv ich
NBIEATFO2t 1.6 §02y832 11 - G pytama przy
obronie
KNEG2OT yAS 208yAl ag22en Kolokwium zal.
32is¢ R2 12Nieadlyal 1 Kolokwia, prawdziany,
EPKL s{aLisNTis 6 2 NI AR RgyRiOKs IR VELKOL ;Erawoztii?;a ¢ 0 i’ého
LINEOof SYss LR2IYylIsOl 8 OK A Obr'of“'zy przy




Wy k g:a dWy k@advencj onal ny, wykgad z prezentacj N
Lwiczenia |I|:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt- - w tlpmezt agceni a prowadzona |

29.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kartk-wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

30 Akt ywnoSi poparta wiméaeiMNtndScii aknlii. woSci N i
31.Przy wystawiani u obcreann ap ojdessutmopaoud Nwcwachii 0 b e (

laboratoriach).
32.0ceny formujNce sN podstawN do tego, aby wy

Wy kgad
15. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz wmnagana
jest obecnoSIi na wykgadach

6. Dopuszczalne s
nieusprawiedliwionychK a U d
wsemestrze obn
indywidualnie

s % nieusprawiedl i wionych

N ni eobecnoSoni semesirze 8 Gyfd 10§60 gbdzin
e
|U ocenapnzi aegzSayntiunauc j e Wy P

Laboratorium

8. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszysich| wi cze & | ab

wramach harmonogramwWV pr zypadku ni eobecnoSci, zZ ] d
odrobienie zaleggoSC| w ramach tej same|j
f wiczenie laboratoryjyneh pagiéld pabolresasic

30.Podczasstudeat\;vyllkonu1e samodzielnie zadane prz
zajAl jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwi Nmaree i agbmedNay sprawdzil
probl ematyki f wiczeni a. Zar - wno praca inal wi
SN oceni abepwngkkalwi O

3.W czasie semestr udwap koblevias p wa ocd 2 aZeaN skNa Ude ko
otrzymal od ONideou s4p0 apviu eldtl i waok®d® | akebbmcnpe
zotrzymaniem zerowej l'iczby punkt - w z teg
nieobecnoSi na kol bé&wmumi emopefmiegms prinew p

322.Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn punik

Liczymy: R = (A/ T) x 100%
33.Zal eUnie o®R whkznazreamemgoocenn koE owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81%- 90% plus dobry (4,5)

R >71%- 80% dobry (4,0)

R >61%- 70% plus dostateczny (3,5)

R >50%- 60% dostateczny (3,0)

R < 50% niedostateczny (2,0)
20.0ceny wyraUone w sk a lndnagpceny w skalitod 2)0e(rjd) de B0 (lpdb) zga(

zzasadami ok A@&®LReg@d mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

21.Student , kt-ry nmenumgkhkay WwWymalgpnepunkt - w

moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpil
wi ncej ni U cztery nieuspr awipedlriamikoomee roibee
zcagegstsemeNi eobecnoSci na terminach popr
dw:- ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe

poprawkowym.




measurements results of electrical quantities, types of measurement uncertainties,
determination and expression, as well as shapmdaisic skills of cooperation in the group.

t2YAFNB yIFLAt S LINI
t2YAFNI OTFadz A Of t
Pomiary energii elektrycznej i mocy;
Pomiary przy pomocy oscyloskopu;
Badanie przetwornika cyfrowpanalogowego;
Badanie przetwornikanalogowog cyfrowego;

Q¢ ()

YASYyeOKT
G20t A 621 OA

©oNo oA

3. Ad26a1A adY at2RalGFée YSOUNRE2IAAEZT hT
32.%F G2NR1A ! @ {NB{1}F wd Y t2RalGlge YSIOINP
33.¢dzYF ZaA1A { Y a¢SOKYA(ll t2YAFINRBgLIES 2b¢
34.¢F@f 2NJ WOY a2 aidtl) R2 FylfAl & o600t Rdz LY
35.Chwal eba A., Poni EsKki M. , Siedl ecki A.
36.¢dzYlF Za1 A { ®YrowaSWNR yWarsZdawal 2B07 A |

Pomiar podstawoealhektrywizalykdScii mechanicznyc
przyrzNdami pomiar owy mi anal ogowy mi i cyfrow
opracowania wynik-w pomiar-w wielkoSci el e kw
ich wyznaczania i wyraUania, a takUe uksztag

Measurement of basic electrical and mechanical quantities, using of standard analog and digital m
instruments and learning the rules of their operation. Understanding the principles of elabora]

2810IR

1. t2RalGlrg26S L2t OAlF YSUGUNRE2IAAD . Ot R& LR YA ]
g3 60Fay21 Or adGlGeaidedl yeOKs 1fFaefailroal |

2. 521 0FRy2106 LINI&@NINDRsg¢6 LRYAINRs&@OKSE O0UNR R2I
2RRIALD@sl yAS LINI NI NDRdz yI 6AStE1276 YASNI 2\

3. h3styl OKIFNITGSNEAGE]Tl LINTFENINDRsé LI2YAI NBS:
chat { 0 SNEaG&@lA LINI&@NINDRsg LRYAINRSGEOKD o

4, t 2YAL NI yFLATtOALY 61 2NDOS yIFLAtOALS T 2lgAral2
OKF N} {GdSNrpaGe 1A A o0OtRe LINISGoe2NyAlse Okl ]
YELAEtOAL TYASYEBIAY YRLINBOZ2E NBINI SYASyySazs
Yy LAt OAS adGloSo

5. t2YAIFN) Ol Fadz A OTtadz2dGtAg21 OAY &S{dzyRIXZ 41 3
OTFa2YASNI OefTNRgseés O0ONR TEtAOT I YyRHEAGBDRARG

6. haOetz2al12LkR StS]TUNRYAOI ySY 2a0et2a12L) Fylf 4§

7. t2YAlINE a10FR2680K AYLISRIyO2A w[/Y &1 2NDS |
2 KSIFad2ySQl: Y2ai1A aRNRAYAINNSYLSYRSAR OK Ow |

8. t2YAINBE g@0NIyeOK gASt121 OA YSOKIyYyAOI yeOK

Laboratorium

1. Programowany generator funkcyjny;

2.t 2YAFNE YILAtOALF A LINNDRdz adGF0S5S32Q adz GAYSGN

3. t2YAlINE al10FR2¢6280K AYLSRIyO2A w[/ T ! 10IRS
Ydzf GAYS(iUNk 6 OFTNRBseOK R2 LRYAINHz &1 0FR2geOf

methods




Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
Bezpoérgdni konwdki ag wawmyak decd a(lckh5n: h .
(30 h) + |l wiczenia (é h) + inngm( €6h) 55
w kolokwium zaliczeniowym ()
Przygotowaniedb abor atorium, | wicze®& zajnl 24
Przygotowanie do kol okwi - w 18
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 3
Inne
Sumaryczne obci N 100
Zajhcia wymagaj Ncag b erpuwuksaemukiedd¢s§)0 2,2
Zajncia o char a30h)g 2,0

ObjaSnieni a:

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-3B godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO S uUma punkt-w ECTS =z
nauczyciela akademickiegoiohar akt er ze praktycznym nie musi r-wnal
zajnl/ grupy =zajnl



ZagNczhiko nWuchwagy nr 13/
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Poliechniczny

Mechatronika

Mechanika techniczna

Technical Mechanics

ME1_12 06.1

6 obowi Nzkowe

| 2

30 Egzamin

L 15 2 2 zaliczenie z o

LO 30 2 2 zaliczenie z o
Dr hab. inU. Jan Szybka, prof. PW
Nauczyciele akademica k gadu EIl ektroni ki, Te
polski

ObjaSnienia:

'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

2Formapr owad z-ewykaj azda ywiif z 8n i a a-ulektpratoSi gjemé nati um/ zaj A-diwd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ficdlaviwycemdwma rsipa cfjiad i sz ryeigiowe, c (zire3nd yac 4 me/o rlalt iom iy
- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwii czennfioar mait g jpdektednone, BKZ T
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Zakgada sin, UOe przed rozpocziciem nauki
fizyki cCi apat est agegoawstwa niezbindnN do
wystfiApuj Ncych w procesach technédhajgomes8lychaws

wprzedmi ot ach Whirzoywkaad,z aN aNuickyac ho mat eri agach, Ma

al dzL)2NJ DR126FynNn ¢ASRIt
ERNV1 | technik wytwarzaniadd &1 G 0G 26 yA | ME1 W@ Eqzamin
Y ai ey 2N}T Tyl LRRAGH 9

stosowanych technologii.




ERN2

al dzLJ2 NI DR 206 Hyr NSAESKFS t
ai2a26l yeaOK R2 gelisél NI
2NASy(idz2S &At NI ¢tehdddh ¢
rozwojowych budowy maszyn.

ME1_WO03

Egzamin

ERN3

al dzZl2NI DR126 ynN2 aNS®] A
6AsNBsS2 A o6STsAsNBsSe
1al i OlRBE YA OK St SYSyiis

ME1_WO03

Egzamin

Kolokwia, prawdziany,

t 20N FA 68712y F06 A LINJ SU S
ERL | L2 0NOT §2 yASNET onoil ye of MELUO4MEL UOY Sprawozdaniaa 4 A O
| NHz5 2 6 & OK P ME1_U09 lab. c-pytanla przy ich
obronie
o N Kolokwia, prawdziany,
t20NF TA gel2ylF0 ylI 2LINE 3G o s &
ER2 | YSGFtA A LINJ SLINE 6 bgivanias | WEL-UO4MEL U0} Sprawozdaniaa & A O
ie0OK LI20NOT 820 ME1 U09 lab. c'pytama przy ich
obronie
Kolokwia, prawdziany,
ERJ3 t 20N> FA & OFSI- NIl TUSNEI 246 ME1_UO4ME1_UO}Y Sprawozdapiaél é_)\ o]
aLl gl yAl YSul tA A 20 NJX ME1_U09 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
We | 2 NI gaddzeS R2T 6A I ROT § Kolokwia, prawdziany
I NB Rzgiléidz I [8deA8I’JOE§YAé Sprawozc,janiaéé)\b
EPU4| Ay b & w} SNAR1 D | é?} NI FysS b ME1_U10 lab.  pytania przy ich
20AS1Us5¢6 A aeausSyYstdal S( obrbnie
mechatroniki
at T6AlR2Y21 8 ABRALAIR S dremin, sprawdziany
LINEFTFSacz2yltftye A LRy2z2al g VR A
EK1 60F&YD LINF Of yIF 20NI 04l ME1_ K04 Sprawozdania@ g A O

A1INI 6 YASHADRP KBS B | A

lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k g ad konwencj onmulintyi wg kigaldn ¥, pkezsunlt
Lwiczenia aodwi dlzywaei e reprezent atwwnolEdnyr
wykgadach.

Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@ | aboratoryjn

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona | e

33.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k- wek, spr awo z da Ewykonylanyclo przet
studenta).

34. Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSciN i
35.Przy wystawiani u obcreann ap ojdessutmopwoud Nwcwahiih 0 b e (

laboratoriach).
36.0ceny formuj Nce sN podstmtwdwid oo ¢ ergio , p cacbsyu mo|

Wy kgad
17. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzarpizeprowadzorgo w formie
pisemnej lub ustnej, orazywmagana j est obecnoSi na wykgad
18. Dopuszczalne sN nieolwyg&fda8 avisgroekirze 8 Oy 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychKk aUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua ocendpnzi aegzSaymiunaucj e y?p
indywidualnie
06A0OT SyAlel dzRéli2NB2Y
2 Ndzy 1 ASY TIf)\C)TSy)\I- eSad dd éé’[ly LRiedesy
Yyl L2RadGlIgAS 2832 1LRadt Ll e Tyt “ZzIYAI A
ééAOTSyArOK I dzReG2NR 2y e
8. hoSOy21 0OAY
- hoSOydileetydal OK 2S5Said 2026ANR1 126 @
- 521 ¢2t2yS an RoAS yASdzALINI 6ASRtAgA2yS yAS26S50
- w2t yASYAF tSTFNR1AS an NBaLsSlG26FlyS s80n00 yaA
- YIDRE YASdALINI 6ASREAGAZYI yAS208DB2om KWABYSEE
1220260 1 1TFEAOT SYyAlL 2 LBO &02LWALZI | LkRseodsSe
G68YAIFNIS MpKkaSYS&GNI 20yAdl 208yt 12202460 1 1

9. Kolokwia.
- 2 O1TFars8 as8SySaidNHz 2R0t Rdgramiudld po 339 ligzby h/gemestr,¢ipb 66%¢ 3
liczby h/semestr, 1k po 100% liczby h/semestr.

- %l 1FdRS 12t216AdzY Y20yl eiije YI8 2R n R2 ¢ T
- bASTIEAOI2yS 12t216AF yAS O6tRND LRLNIgAIFIYS g
- bASHZALINI 6ASRIAFAZYRIZASAIZOLBRG I NRSYW2 T BINDBBI2
ztego kolokwium.
- {0dRSyis 1GsNEB dzALINI 6 ASREt AgA &as622n0 yAasS206S80y2]
LR RIFIyayY LINJ ST LINRglRINOS3I2ZOD
10.2 OT F&aAS (I dR&8OK T Ih8dtyd adGdzRSyid Y208 20GNJ &Yy
- bp Ldzylilse 1T+ Fldesgy2i6 yI T2t Oal OK
- odp R2 bp Lidzylise 1 LINIedz2G26lyAS R2 1lats 2
1.t 2R 12yASO &aSYSailNHz adzvdzeSye dd @ally$ Lidzylide 1585
Y20fA6N R2 dd @&l yAl HIACH oy 2 LA aitsoed T+ gal eadl A

Liczymy: R = (A /T) x 100%




12. % £ SOYyAS 2R 206t A0T 2yS3a2 w gelylOillyvye 208yt 1220

R >91% bardzo dobry (5,0)
R >81% 90% plus dobry (4,5)
R>71% 80% dobry (4,0)

R >61% 70% plus dostateczny (3,5)
R >50% 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedostateczny (2,0)

13. aAYAYLEYyl g@Yl ALyl tAOI ol Lz (5denkdostdtebzhal (3,0); 3304 |

Lldzy1Gs¢ fdzo oAt OS2 RI2S 20Syt ol NRIT 2 R20NND o6p3
Student , kt-ry nie uzyskad wymagane] mi ni ma lwrczgie sesj
dwukrotnie przystNpi do kol okwium poprawkowego p

awkowe obejmuje mater.i

ni eobecnoSci . Kol okwi um opr
ch tygodni od daty kol o

| p
moUna usprawjRdtmiwé atlo dw-
kolejnym terminem poprawkowym.

Laboratorium

9. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriufest zaliczenie wszysti ¢ h | wi cze &E
w ramach harmonogramwV pr zypadku nieobecnoSci, z j a
odrobienie zaleggdgoSci wW ramach tej same|j
i wiczenie |l aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢

34.Podczassudemywyikonuje samodzielnie zadane prz
zajhnl jego praca jest oceni ana. W trakci e
(kartk-wki) zwi Nzane z bieUNcym maternapen
probl ematyki i wiczeni a. Zar -wno praca inal wi

sN oceni abepwn&kawi 0 ] o
35. W czasi e semestr udwpkoblevias p wawad aadeaNcslkda Ude ko

otrzymal och kONideou s4pr apvi ed | i waoka!l okebbmc npe
zotrzymaniem zerowe]j l'iczby punkt - -w z teg
ni eobecnosSl na kol okwium mopPpedpeymi pakew P
36. Podloni ec semestru sumujemy uzyskane punkty
maksymalnN moUliwN do uzyskania |liczbndn punl
Liczymy: R = (A/ T) x 100%
37.Zal eUnie o®R whkzinareamemgoocenin koE owN z | ab
R>91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)
R >71%- 80% dobry (4,0)
R >61%-  70% plus dostateczny (3,5)
R > 50%- 60% dostateczny (3,0)
R <50% niedostateczny (2,0)
22.0ceny wyr ailomreo ove rstkaavine pa oseiy wiskalzoel 2,0 (ad) do 5,0 (bdb) zgod
zzasadami avk rA@&®H1 Reg@ mii nu Studi -w PWSZ w Tarn

23.Student , kt-ry nie uzyska§ wymaganej mi ni n
moUe awi®z sesji dwukrotnie przystNpil do k¢
wi Acej ni U cztery nieuspr awipeodlriawikoonwee roibeg
zcagego semestru. Ni eobecnoSci na t eryrj Ncazr
dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe
poprawkowym.

TreSci programowe (skr-cony opis)

Podst awowe pojnci a meKinanatyka punkiu materialreegopynasikaaptinkti
materialneg®st at yka pgyn-w. El eDgnawm kangmat wki pgy

Contents of the study programme (short version)

Basic concepts of mechanics. Principles of statics. Kinematies rohterial point. fie dynamics of &
material point. Staticef liquids. Elements of fluid kinematics. Dynamics of gases.




TreSci programowe (pegny opis)

2310 R

t2Rall 626S L2t OAlF YSOKIYyAlAD %l alRe &ail
AA0P wsgy261 Il dzl O Rs@nvyzbitaga iSA GR SX 1 1NJO3 a L
adFdelolyl 10202ye0K0dA ©F RE NF DIWNIJOS Adzdi 2 58 @
NFY A INIi26yA0d {A0& ¢Syt NI yS 6 dzl OFR
tarcia.

Elemg/iié 1AYSYFG@1A Lilzy1ddz YFEGSNAIFEyS3az2d aSi
Lidzy { Gdzd 9t SYSyiGeée (1AySYlFGe{A dzl OF Rdz Llzy | Gs
aliesgyS3az2d wdzOK LIRA&GT L1263 NUMAKK 20NERal 246 0k
9f SYSyiée ReéeylYAlA Llzyliddz YIGSNAIFIfyST2d t 2

bSgiliz2yl o t2Rail g& (S2NAA RNHA&nbar dulpikiwmadBiddgs.

Energia kinetyczna punktumaferr £ y SI2 oy 2B A D KRT KRB 6 SYSNHAA |
L2 GSyoOaltyl o %EalRI TFOK2gkyAl SYSNEAA YS
YIGSNAFEYyeOK A oNBOe aldesySed alazss Y2y

{Graall LI2ysso LIy sSya &5 211 AyAS YRQOT8SyM § wSey 2t R

GdzND dzf SYdySe® wsgylyAS . SNy2dzZ t S32¢e t NI SLI0& ¢

t NI SLivedel Lpsdys5eyl YAl FFTs560d

06A01 Syal

¢SYlFLGell 066A01I SZ GlrLotAO286e YK RGauwSVEZRYR o6&

y6I&ahdt LWMz2nO0S T 1 3FRYASYALY

22Tyl Ol FyAS I NER1 I OAt d1 21 OA Rf I fAYAAZ

2 NHzy 1A Nk gy261 33X LIOF &1 AcSiizAaczanielrddiciSadpoddcts y y S 3 2

Ws gy 26l Al Odzls56 (GNF2LINJI S3Adzo268 OKX 0SSt S]] 6ASt

{ADe 6SsytiNIyS 4 dz] OF R OK LINY (268 OK® ws 6y246

GF NOALF ow21T gANT @6l yAS T 3FRYASZjednostjied K dz LINE & i

T YASyyS3zos5e8yl YATA Lilzy{iddz YFEGSNAIfyS3Izownl &l R

Y2YSyie o06ST s60FRy21 OA® {dlFrGe1l LWeysgd 9fSYS

Laboratorium

1. 28T yFOTFYyAS T NRBR1356 OAto1 21 OAadY MyNEBREGK yADA
NsoyeOK 1&al dl ol OKT t2YAFN galls o0l eyyall dl

2.V yFrEAT L Y2YSyilsg aA0d 28l ylFOTFYyAS T 6ANDT 156
wal GiésgyeOK 6St1F0OK A RiTISAIYAIOKT 28Tyl Ol y)
sztywnych.

3L yFEAT Il dzA3At OALF 6StS1T .IRIFEYAS dAAt OAl 0 St §

dzaAt OAl 06StS]7 2 NrxoyeoOK R0Odza21 OAlF OK A LER
LINPAGS3I2 0SSt 1A A geilyl OBt VAS2 YRIRUDBUNR 2dzy & | ]

belki (wspornik, podparty wspornik, sztywna belka ze swobodnym podparciem).

4 ' yEEAT L AINXYOFYAFET . FREYAF &1NYOFYAI LINk0ST

2 NlkOoyeOK ROUdzI 2INdiAsIe0 Kad] Nt 6ladSINB | 02 S

5. t Nko& NRBTOANRALYALT w2T@RdO3Hé®’KSYILJNSN£I1633@

zniszezenia L2 YA L NI NBT &1 SNI SyAl A &A0eT . I REyA
ALINY 68aG21 OA LINIJ & NBI OEDRFRPAG TeROINBY XS 2|
6. 'yt AT @ NHzOKdz KFENX2yAOTl yS3a2T t NRadGtS RNHIYAI
LINI SLINP 6+ RT SYyAS LINPaGS3I2 (Saddz aLINY¥deadz210
NHzOK KIF NXY2yAOl ye A INI gAlGl O21 dzmeslano sl
7. Bailym aA08 GFNOAIFIT hoaSNBFO2F A NRILRITYLl &I
LRYAtRT & NbkOYye@YA LRoASNI OKYALlF YA yI LIOF&TAS
G201 SyAl A LINJ Sadzsl yAl yaidINEdYRYOK ARWPMENI &Od
L2oASNI OKYAF YA T ¢ NODAS LI26ASNI OKyA24S A 1
8. 'yt ATl SySNAAA LRGSyoOe2ltySa A (AySitediysSer
1AySGedl ySeaxsSl atrpedsuwiyNMKlye 2SRySe Lkai
LRGSyoOartyl 61 KFEROF T 9ySNBHAI (AySaeodoiyl &

zamachowego.
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37. Misiak J.:Mechanika technicznd . 1.Statyka WNT Warszawa 1998.
38.Ni ezgodzi EBGski T.PWNWerszdmaB00& a og- | na.
39. Misiak J.: Mechanika techniczna. T. 2. Kinematyka i dynamika WNT Warszawa 1998.

¢St S12YdzyAll O2hA KFGNRYATAZ ¢ NYysg>x

45. LeykoJa S OK I y A .. 1L.PWN Wafdzawa 2008.

40.Mi si ak J.: ZadaniCa.lizll. WMdTONa@szawakk005.09g - | nej
41.GryboS R.: Mechanika pgyn-w z hydraulikN.
42.GryboS R.: Zbi -r z E z teoM20D2x znej mec

ada
43. Ly aidNHzl 028 R2 066AO01 SZ 1 062Nk (2NEa2yEDK.IalalsHOR
A aSO

44. KucharskiTa SOKIF Yy A1l 23sfyl d w2l 6A NN WNTWakHwal2003. R

9. ' YyIFEfAT Il RIAFOFYAlF gASE21NNO156T %HIyyeICK Yo
1S adz2az2s6lyAl NroyeOK 12Yo0AylO2A 6ASt 24qnENd
ailF 0SS NRTYASal Ol 2y Ss NHzOK2YS A T0282yS8S T Y

h ari

H

Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy st’udeObCiNueni
(udziag w zajiciach, aktywnoSi, el
BezpoSr edmhuczkctelanuallzﬁ ag wiwyakjghacdi a(c3n0 h.
(30 h) + Ihwi cizeinnme 16¢é h) + mn@Ec@ahl) g 85
w egzaminie ()
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 32
Przygotowanie do kolokwi-w i egzaminu 30
I ndywi dual na praca wgasha studenta z 4
Inne
Sumaryczne obci N 151
Zajncia wymagaj Nce bezpoSredni &liq 34
Zajncia o char ggh 2,0

ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-2B godzin

W sekciji ALiczba punkt-w ECTS0 suma punkt-w ECTS :
nauczyciela akademickiego i o charakt epruzrek tp-rwa ke GTcSE ndylr
zajnl/ grupy =zajnl



ZagNczhiko nWuchwagy nr 13/
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Podstawy elektrotechniki

Basics of Electrical Egineering

6.2

obowi Nzkowe

2

Egzamin

L 30 2 2 zal i czenie z o

Prof. dr hab. inU. Stanisgaw Kut a

Nauczyciele akadetethnikcy Zakgadu EI

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilt z 8ni a a-uekgratoSi gpjeme nati um/ zaj A-diwd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj icHl aviwyemdsgeneiaedytjzied kinczna)eliPowi,c ZleSni a | abor atory

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwiicziennfior maitgjpd it we PeZEnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Danemerytoryczne

Student rozpoczynaj Ncy zajnci aj apw veiknai e i zryoc
wel ektrotechni ce, wy konal obliczeni a algebr a

matematycznejZ n aj o mo Si  zatgch dpnri zee@d nziaow a c h  WwAnalipaweatdnaaty Gz

Al gebra liniowa z geometri N analitycznN, Fizy

A LRRaAGEF&26S L2t OA A MELWO2 .
EPW1 elektrotechniki. ME1 W04 Egzamin

RIdZYAS A LROGNFFA Thadzg o000 _
EPW2| U g ASNRI SYAl g 2002RI OK - Egzamin

C S ME1_WO04

i sinusoidalniezmiennego. —

Yl YSG2Re FylrtAl @ 2062R MELWO2 .
EPW3 i1 6832 A aAydm2AiAREEyAS| MELwoa | 928min




EPUL PRPONI FA Ly f AT 26106 LINP&| MELUOL |tedlyAlz
aidlrosS3az A Aydza2ARIfyAS MELUO2 | kolokwia
EpU2 P2 G NI FA aet)\ OT 6 LI NI YS ME1 UOL |[t&dlyAl X
bilans mocy czynnej. ME1 UO02 kolokwia
P2 G NI T A arénieibybwddu Blektrycznego ME1_UOL [t &dl yAl X
EPU3 ; : .
w celu uzyskania dopasowania energetycznego. ME1 UO02 kolokwia
EPU4 PRPGNI FA R212Y1HD VLJZ YAl NHzl MEL U0l |tedlyAlz=
Ol eyysSe A gelyl Ol éd LIE2R ME1_UO02 kolokwia
P2 NI FA AJNREORMRI £ yAS A tReGlyALS
EPUS| wi SaLRtST d2yasS 2ainald2gl MEL_U16 || oo
NBFEfATFOa2t T1TtS8S02yS3az2 11
RRT dzYAS LI2GNI Sot R20 2 NXHz
2062Rdz Rt 23INI YyAOT I yAl
yv26é2|v?l-()KZvI:J2ul§lj éqt’ 12Y  vep K02 Egzamin
EPKL| T Nk gy 2 ?VOASfI-,K S12y2Y i kos |t&UFyAl:X
rozumie niebezh SOl SZaug2 | 21 gA - kolokwia
zNBi 2ylyasSy 6 2062RI OK

zmlennyml.




Wy k g:a dWy k g ad konwencjonalny, wykgad z prezent
Lwiczenia aodwi dzywaei e reprezent atwwnol&dnyr
wykgadach.

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona | e

37.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k- wek, spr awo z d prdE wykonywanych mpraet
studenta).

38. Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSci N i

30.Przy wystawiani u obcreann ap ojdessutmopwoud Nwcwahiih 0 b e (
laboratoriach).

40.0ceny formuj Nce sN po dssttuadweNh tdoowit eogcoe n fia bpyo dnsy

Wy k § a d

19. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzarpimeprowadzorgo w formie
pisemnej lub ustnej, orazywmagana j est obecnoSi na wykgad

20Dopuszczalne sN ndgeddier n ow$ évigsandesiraepsc®id 10% godzin
nieusprawiedliwionychk aUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua ocendpnzi aegzSaymiunaucj e y?p
indywidualnie
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15. Kolokwia.
- 2 O1TFaras8 as8Sy$SaidNHz 2 RormdRdgramud ' po 339 ligzby h/gemestr, ¢ipb 66%4 3
liczby h/semestr, 1k po 100% liczby h/semestr.
- %l 1F®dRS 12t216Adzy Y20yl 2G4Nié&YlFs 2R n R2 ¢ T
- bASTIEAOI2yS 12t216AF yAS O6tRND LRLINIgAIFIYS g
- Nieusprawiedliwiona nieobeciod y I 12t 21 6Adzy 2Sa& YA s y SINglsSley
ztego kolokwium.
- {GdzRSyYy Gz 103 NEB dzZALINI g ASRtAgA &ag22n yaAS206S80y2Ii
L2 RIFIyayY LINJ ST LINRgl RINOS3I2Z2OD
16.2 OT F&aAsS 1 dR&OR(ING 2tYd davi dzZRSy i Y208 S

- bp Ldzylilse 11+ Fldesgy2i6 yI T2t Oal OK

- odp R2 bp Lidzylilse 1 LINIedz2i26lyAS R2 1lats 2
17t 2R 12YyAS0O &aSYSaiNHz adzydzaSye dzd eaflty$S Lidzyidae 18

Y20fA6N R2 dd @8allyBRBRGIAGI Bl iRMWzy2UiOE DEO®AI

Liczymy: R = (A /T) x 100%




18. % f SO YAS 2R 206t A0T 2yS3a2 w gelylOillyvye 208yt 1220

R >91% bardzo dobry (5,0)
R >81% 90% plus dobry (4,5)
R >71% 80% dobry (4,0)
R>61% 70% plus dostateczny (3,5)
R >50% 60% dostateczny (3,0)
R <50% niedostateczny (2,0)
19.aAyAYLEylE g@Yl 3Lyl tAOT0F Lizy| (gdeenRkdostatetzhah (3,0): 890
Lldzy 1 (s ¢ fdzo 66t QRER2 RRBSN2OFYFH L O

Student, kt-ry nie uzyskagd wymaganej minimalnej |
dwukrotnie przystNpil do kol okwium poprawkowego i
nieobecnoSci . Kol okwium poprawkowe obej muj e ma t
poprawkowych moUna usprawiedliwial wygNcznie do

jednak ni U przed kolejnym terminem poprawkowym.

Podst awowe pojnci a i el ement yOblwiordiyo wytcdd ophr
rozwi Nzywania obwod- w: n dwiepzediss itzasady stosqwana w obkvody
elektrycznych. Obwody nieliniowe Nrd u stagego. Jednofazowe

zmiennegd®Pr zebi egi pr Ndu, napi nc.iGz,w- moc ki icfhiwli tl ro

Ukgadytr - -jfazowe.

Basic concepts and elements of linedactric circuits. Constant current circuits. Circuit solving methg
based on Kirchhoff's laws. Theorems and principles used in electrical circuitdindan DC circuits.
Singlephase sinusoidal alternating current circuits. Current waveforms, voiteg@ntaneous power ar
energy. Crossovers and filters. Transient states. Jjlrase systems.

231 0FR

1. t 2RalGlg26S LRR2t OAlF A StSYSyide ftAyA26280K 20
energia, moc chwilowa i czynmaobwodzie elektrycznym. Elementy obwodu elektrycznego R,idh
2LIAAa A LRRalGlIs26S 60T OAp21 OAd OHKDO

2. hog2Re aldlVO2LINDR26S® LRSHEYS A NI SOles u
Il prawo Kirchhoffa. Prawo Ohma dla obwodu jedno@cgkS 32 ® ws gy 26| 0 i
t 20001 SyAl &l SNB3I26S> NJs;ay'QfSEIUSZ YASa y
NBTl eadz2Nss6r 0S6S 1z 12yRSyali2Nss6d YEIlaeaTa
2RONI O fy21 0 200 PRRIA2YEDMNE YBA N2 RBK 2 LI NI Y4

3. aSti2Re NRI gANI @6 yAl 2062Rs56Y ylI LR2R&aidlsAS
Twierdzenia i zasady stosowane w obwodach elektrycznych: zasada superpozyciji, twierdzenia
TheveningNori 2y I = g1 2SYy21 OA® O0pKO

4. hog2Re YASEAYA26S LINDRdz 4Gt 0S320 tNJeoieye
2SRy21yI Ol yeOK 18 g1 3ttRdz yI yILAtOAS A LINJ
statyczna i dynamiczna. Linearyzacja nieliniow®dh NI {1 6 SN2 adGe1 1 Séyt GN
jednym elementem nieliniowym. (2h)

Aa
y 2
[

'.F

— () O (N

— a4

5. WSRyY2FI 1265 2062Re& LINNRdz aAydzA2ARFEYAS T YA
2INBa2680K® t 22t O0AS 2NI232yFty2l OA LAt 1SA024 S8
2062Rs596 StS{TUONROI yeOK & hog2Re 2 4@ Yndtbday A |

klasyczna. Moc i energia w obwodach jednofazowych.(4h)

6. t NI S6AS3IA LINNDRdzZ yIF LAt OAIY Y208 OKgAfz2gSe
prosted2 2062Rdz 41 SNBX3I26S32 A Nbkeogyz2fS3aovsSaz w[/
obwodach przy wymuszeniach sinusoidalnych. Zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych
g0FT OAg21 OAD 60KO

7. /T 6sNYATA A FAEGNE 60 KU

Stany nieustalone w liniowych obwodacleldrycznych. (3h)

9. ! {OFTR® GNs2FFT126Sd o6nKOU

&




06AOT SYyAL

¢SYrde|il 66A01SZ GLFLoftAO2pe 0K 2Sad 1 32RyY!I A
y6IE&ahdt Ldz2nOS T 1 3FRYASYALY

1. hot AOT FYyAS LI NFXYSGiINbl g St SYSylisg 20662Rs96 St

2. Lyl AT LINE ZlékiryoAyctepizy ByRuszeniachZof A OT  yA S NXBT &
wykorzystywanie prawa Ohma i praw Kirchoffa; (4 h)

3. LyFEATEF T0O202y@0K 2062Rs5 6 StBetodaN®lifdgy 88 O)K  LINJ

4. 'V yEFEAT L 2062Rs6 1 ¢ @& ThawddineNbriphayZassda ddpgsanwamiaR | Sy
energetycznego. (B)

5. 1 yFfATl 2062Rs56 1 StSYSYyGlFYA yAStAYA268YAT

6. Metoda symboliczna w obwodach z wymuszeniami sinusoidalnymi; (4 h)

7.0yl EATEF T0UO202y@80K 2062Rs¢6 St S GNROT ¢ypOR 1

8. Zastosowanie twierdzenia TheveniNmrtona w obwodach z wymuszeniami sinusoidalnymi; (2 h)

9. hot AOT FYyAS LINIFYSGiUNEGS Ol 6s5NYA{1s6 A FALOGNE G
10! yFfATF 2062Rs56 GNb2FIFT 2680Kd 60 KO

Literatura (do 3 daakewgang)i dl a formy zajnl

46. J. OsiowskiJ . Szabatin : Podstawy teorii obwod- w
47.S. Osowski , K. Siwek, M. $mi agek: Teoria ob
48.Ci chowska Z., Pasko M., Litwinowicz E.: Pr ?
Dzi agy powysdt.awoowe.. sI . Gliwice, Wyd. [V, 20
49.Ci chowska Z., Pasko M.: Przykgady i zadani ¢
sinusoidalnie zmienne. Wyd. Pol . sl . Gl i wi

50. K. Mi kogaj uk : Podst awelektranitznych RWN, Watspawal1998 e n e |

5.t Fa12 adr t-XNIKSFaWRI[ PZLBNSE] INRPGISOKYA]llF h3s
Gliwice, Wyd. lll, 2004.

52./ AOK2gall %od th&a12 adY 2810FRe 1T 9fS1TGNR
| £ N &Glivkics,avgd. 1V, 2004.




Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
BezpoSr edni konudki ag wawmyakdiacd alcdin: h .
(.. h) + | W) czeniimne( 3(0é h) + ¥mn66hj} a 70
w egzaminie ()
Przygotowanie do laboratorium,wi cze G, zaj Al 25
Przygotowanie do kolokwi-w i egzaminu 25
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 5
Inne
Sumaryczne obci N 125
Zajhcia wymagaj Nce bezp akdemidkiegog0h)o 2,8
Zajncia o char ay 0

ObjaSnieni a:

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-3B godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO S uUma punkt-w ECTS =z
nauczyciela akademickiegoiohar akt er ze praktycznym nie musi r-wnal
zajnl/ grupy =zajnl



ZagNczhiko nWuchwagy nr 13/
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Systemy operacyjne

Operating Systems

ME1_14 11.3

3 obowi Nzkowe

| 2

zaliczeni e

LO 15 2 2 zal i czenie z o

Dri nU. Gukasz Mik

Nauczyciele aklafdmatykiccy Zakgadu

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilt z 8ni a a-uekpratoSi gjemeé nati um/ zaj A-diwd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ncHl avi wysgeErjaisaazneé (medycine/ klinizmek igbowi,c zZleSni a | abor at ory

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwiicziennfior maitgjpd it we PeZEnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Student powinien miel podstawowN wiedzi z
i nformacyjnej oraz prZzon@rj amovwd ni aa gw d rprizedGidaeh
wpr owadz ®@joNeyt alwy  apgracyjngcm -Technologia informacyjna;  Metodykatechniki

programowania _| /1l;

EPW1 6 &L 001 Saye oK aeai
stawianych systemom operacyjnym

al L2Raidlé2é6l 6ASR
G ME1_WO05 | Kolokwium zaliczeniowe

%yl 1T F&aFRe RIAFOIY

A a
EPW2/ a1l O S3aAstyeyY dzel 3titIRNIABRI ME1_WO05 | Kolokwium zaliczeniowe
AD




Zna podstawy budowy, funkcjonowania i

EPW3 ; . o ME1 W05 Kolokwium zaliczeniowe
konfigurowania lokalnych sieci komputerowych.
Kolokwia, prawdziany,
epuy| P2 GNI FA g 12N eBAIENERANEITF ME1 UOL | Sprawozdaniad ¢ A O
elementy system operacyjny typu UNd¥ego; ME1 UO3 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
PRPONI FA 6 ad2LWAdz LI2RAGI Kolokwia, prawdziany,
A < N .y . ME1_UO1 | Sprawozdania@ g A O
EPU2| 2 LISNY Oe2y ez Ay progkanyg 61 0o MEL U03 lab tania przv ich
SReG26F3 A dzNHZOKEYAFS L - - G pytania przy
obronie
PRGN FA 2LAAlLO LIRaGE 2 Kolokwia, prawdziany,
12YLMzi SNPge OK A aOKI NI ] Sprawozdania@ g A O
L =5 .. SR, ME1_UO1 . .
EPU3| siecioweoraz &€ 0 OdzYl Ol €8 | | al R MEL U03 lab. ¢ pytania przy ich
L2RaGIF @268 0K dz2NJ DRT SZ a - obronie
hub);
Kolokwia, prawdziany,
. < y .o ME1_U01 | Sprawozdania@ ¢ A O
EPU4| P2 (NI} TA dzNHzZOK2 YA O LINR & MEL U03 | lab. ¢ pytania przy ich
obronie
PGNI FA Ol &iGlo TS 1T NBIT dz Kolokwia, prawdziany
yade LtAlFOeeysx AyaudN ME1_U13 | Sprawozdania@ ¢ A O
EPUS mechatromgznychl eIektromcznych,S|eC|owychA ME1 U14 lab tania orzv ich
A YENICRIA AYF2NYhae Oy - obrb(r;nzy przy
R21dzYSyilisg NboyASd o et
Kolokwium zal.
. - Y x A X Kolokwia, sprawdziany,
al | oYR2IHRB2 NBRf A aASOA 12 R =
EPK1 WRTAFOFty2l OA ME1_KO01 Sprawozdania@ g A O

oATySazs

S

lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k g a d konwencjonalny, wykgad z prezent
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona | e

41.Zaliczenia czNstkowe zdobywa nw formie adpaniedgitusingoh
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

42. Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSciN i

43.Przy wystawiani u obcreann ap oj dessut mopvdld Nuwcayaczhéj o d ie d
laboratoriach).

44, 0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby w)

Wy k § a d

21. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz ymnagana
jessobecnoSi na wykgadach

22.Dopuszczalne sN nieobecnoSawisemesirze8 By 10§60gbdzin
nieusprawiedliwionychk aUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua o c stapmia. Sytugeey z avynj Nu k ooweO , k2
indywidualnie

Laboratorium

10. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszysti c h | wi cz e E
wramach harmonogramwV. pr zypadku nieobecnoSci, z
odrobieniez al eggo Sci w ramach tej same|j serii
 wiczenie |l aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢

3. Podczasstudeatwyikonuje samodzielnie zadane pre

jego praca jest oceniana. W trakcie

aj ni

kartk-wki) zwiNzane z bieUNcym materiagen
r I S

N

oy

r
0 ematyki [Iwiczenia. Zafj-akno pmaga modiwi
N oceni abepwn&kawi 0
czasie semestru przeprowadzaneo Jaeas tz ykmali o
unkNi-ewsprawi edl i wa okal ok wiobmcjn e Stizymaniemzerowey]
iczby punkt. -w z tego kol okwium. Student ,
oUe je pisal w,pedammynwineppzé&nipijsewygdzNcego.
40.Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn puni
Liczymy: R = (A/ T) x 100%

(O8]
©
B_UEU)'C"‘N

41.Zal eUnie o®R whgknaremegoocennn koE& owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)

R>71%- 80% dobry (4,0)

R >61% 70% plus dostateczny (3,5)

R >50%- 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedostateczny (2,0)
24,.0ceny wyraUone w sk alnénapceny w skalitod 2)0g(rjd) de B0 (Ipdb) zge(

zzssadami o kw A0 Regehini nu Studi -w PWSZ w Tarn

25.Student, kt-ry nie uzyska§ wymaganej mi ni n
moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpil
wi ncej ni 0 cztery nieuspr awipedlriawmikoonwee noibee
zcagego semestru. Ni eobecnoSci na terminac
dw-ch tygodni od daty kol okwi um zedokplejngnwtermines

poprawkowym.




Podst awy

System operacyjny LinuxKompi | acj a
komputerowych topologie, siechieraichiczne.

Basics of operating systems. One and meitel interruptions. Windows operating system. Linux operaj
system. Compilation of software packages. Introduction to the theory of computer netwaopkéogies,
hierarchical networks

231 0FR

1. Zarys architektury komputer - - w. Podstawy sy
operacyjnych (plik, katalog, ScieUka dostn
komuni kacij i proces - w, zadna)milu@ moszaz@@yl my

2. Przerwania jedno iwielopoziomowey Si 2 Ré 20a0daAAPd {eadiSye R
uszkodzenia i awarie.

3. System operacyjny Windows, budowa, administracja i zabezpieczanie systemu.

4. System operacyjny Linux: podstawowdp§ OSyYy Al = L2 g 02| &aéadsSvydz
uruchamiania systemu, jego przebieg i konfiguracja.

5. bl 2gt “y)\saals LINP OSae aeaisSy2e¢Ssz 12y TAIdzNT
1 2YLJzi SN LN} Odzzan0S3a2 ¢ aASOA LINI SR 460OFYlyYy

6. Kompildd2l LI {ASlis¢é 2LINPINI Y246 YyAl aedaidsSvydz [AY
Y2RdzOs 6 2NDRNI} &e&aiSYdz [AydzEZ LIAA&LFYAS 60l ay

7. 2LINR 6 RT SyAS R2 (S2NAA aASOA 12VYLlziSNRgeOK
sieciowe.

8. Topologief 21 Ff ye@OK &aASOA 1 2YLMziSNRgeOKY (2Lkf23
hierarchiczne.

Laboratorium

1. t 2T yFryAS g&80N) yeOK &G NHz]l (G dzNJ Y2 RdzO5 & 2NRNJ
2NRNI = 1T ge12Nl eadryASY TFdzyiOecix aeaiSvyzgeof

2. .FRIFYAS Y2Rdz0dz dzNJ DRT Sy Al Tylr 1268323 TFENID

3. BadaniemechahiYs ¢ {2YdzyAll O2A YAtRI & LINROS&lIYA 6
GAFR2Y21 OAX gel gttt yAS RSLRIelsés LINI Saeol y
20al l Ndz LI YAt OA @

4. 5205NJ 2RLI2Z6ASRYyAS2 ReaitNrBodzO2A aeaiaSydz Rl

5. 2g12yeglyAS A AYGSNLINBGI O2l LRRallIg268 0K LK

6. Implementacja podstawowej konfiguracji systemu dla swojego profilu.

7. Vdzizvyrdeil 0l geoNryS3a2 TIRFEYAF T ge&12Nlea

sy st e mPragrwanmipg pdn@ d wiglopgziorhow8ystem operacyjny Windows
pakiet-w oprogramowa

10. C. Sobaniec, System operacyjny Linixpr zewodni k uUyt kowni ka.

11.J. Marczy @ski, UNIX uUytkowanie i administ:i
12. A. M. Lister, R.D. Eager: Wprowadzenie do s\
13.W. R. Stevens, Programowania w Srodowi sku §

6. Sil berschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Pod:
7. W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomati

8. Sportach M., Sieci komputerowe. Ksinga eks;f
9. DouglasE.ComeASi ec i komput er owdecinG\NRlsZaviPad 998y d . Na u

N




Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
Bezpoér’edni k o ntuadkzti azy rwa wyalg gracdi ea{cEhBn: h .
15h) + | wiczenia (é h) + inngm( €6 hh) 36
w egzaminie )
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 23
Przygot owani ewtymodo kolokwiark zaliczeniowego 12
I ndywi dual na pr aciat ewgaatsunraN,s twydkegnat daa nzi 4
Inne
Sumaryczne obci N 75
Zajhcia wymagaj Nce bezpoSredni 8@)d 15
Zaj ncia o char a3t 2,0

ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minutl punkt ECTS = 2880 godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO S uUma punkt-w ECTS :
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznyr
zajnl/ grupy =zajnl



ZagNcneth do Uchwagy nr 13/
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

WytrzymagoSi materiag-w

Strength of Mterials

ME1_15 06.1

obowi Nzkowe

3

Egzamin

LO 30 2 3 zal i czenie z o

Dr hab. inOU. Jan Szybka prof. PWS

Nauczyciele akademiccy Zakgadu E

polski

ObjaSnienia:
'RodzajolayinNzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilt z 8ni a a-uekgratoSi gjemeé nati um/ zaj A-diwd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ncHdlaviwyemdvaa rsipa cfj iad y sz, ri@iglowe, c (zZire@nd yac 4 me/o r lalt iom iy

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwiicziennfior maitgjpd it we PeZEnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Student powinien miel pomhtemagykig¢whciwiralk ir -z0nz
r-Uni czkowe, fizgkivy anechgniki etgchnicznéjr eak cj e wi kiz - w,- wnva
wewnfitZazajed moSi zag a dpnzedeni@ach aprowadiai c:pAna&liza matematyczna

Fizyka, Mechanika techniczna

w2l NsdYyAl NBRIIF2S LINRa
EPW1ladlye yILNYdSYyAlF A adt
6Seyt NI ySo

ME1 WO02ME1 WO03 Egzamin

%yl T 13FRYASYAlF Rz2d@O0l ME1_WO03 .
EPW2l Ny G5 6 LINB &6 & OK® MEL_WO09 Egzamin
EPW3 Zna zagadnieniaddi € Ol DOS Yy I LINY @ ME1_WO03 Egzamin

w belce. ME1 W09




Y%yl T F3AFRYASYAL o}
EPWA4| LINY (56 2 LINJ S 20 mg—vwvgg Egzamin

YIELINY 3882 & i 1 -

Byl 1T F3FRYyAS i e Od ME1_WO03 .
EPW5 ram. ME1_WO09 Egzamin

Kolokwia, prawdziany,
. ME1 UOIME1l B | Sprawozdania

ppui| L2 UNE FA Ty - |26 8400 &z t I

IynodsS 6 0S5t

pytania przy ich
obronie

Kolokwia, prawdziany,

Potrafil y I t AT 26| ME1 UO1 ME1_UO03 Sprawozdania
EPU2 | Nk 0y & OK 2060 z06 6 A 01 &2 I
umocowania. pytania przy ich
obronie
t 20N FA FYyFEAT 261 0 Kolokwia, prawdziany,
ATNY OBy Eisgs 2 LINI SUNRZ2d ME1_U01 Sprawozdania
EPU3 ME1_U03 z6 6 A 01 &2 f I
pytania przy ich
obronie
t 20N FA gel yl Kolokwium zal.
LINI 80202y @ YA ME1 UO1 Kolokwia, sprawdziany
Epug | Wytworzonym ZNE & iSa q g | £ 2 ME1_U03 Sprawozdania
0dz1 246S2o zOGAOlI K2 I
pytania przy ich
obronie
a o “ Kolokwia, prawdziany,
t 20N FA NBTNFBYALI Sprawozdania
200ANOSYALl X Sk =e a4
EPU5 odksZt@ OSy Al & 2 NI 1 ME1_UOIME1l B | z0 z_A ol _S:Z £
) . pytania przy ich
w konstrukcjach mechanicznych. .
obronie
Kolokwia, prawdziany,
M dzyYASet Gy2T150 Sprawozdania
EPU6| 6 OF ay S32 dzO1 éy)\l ME1_U17 z6 6 A 01 &2 f I
podnoszenia kompeten(jawodowych pytania przy ich
obronie
Egzamin
al T é6rAlR2Y21 Kolokwia, prawdziany,
G§SOKYyAOI y& oK Sprawozdania
EPK1 wéTéi)/Szls,%/VQT MELKOS 1 56401 &2 ¢ 1
20 0ADND S)/A| ES pytaniaprzyich
obronie
al T gAlFR2Y21 0 Egzamin
ge@0ONJI eYl U21 OA Kolokwa, grawdziany,
EPK?2 zakresie pozatechniczne aspekty [ skutk ME1_KO1 Sprawozdania

RTALFOFty2T1 OA

I NBER2gAA| 22
za podejmowane

5<,

z6 6A0O1 &2 I
pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k g a d konwencjonalny, wykgad z prezent
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona | e

45.Zaliczenia czNstkowe zdobywa nw formie adpaniedgitusingoh
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

46. Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSciN i

47.Przy wystawiani u obcreann ap oj dessut mopvdld Nuwcayaczhéj o d ie d
laboratoriach).

48.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby w)

Wy kgad

23. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocenggzaminu, przeprowadzonego ustnie
pisemnie,oraz wmagana jest obecnoSi na wykgadach

2. Dopuszczalne sN nieobecnoSawisemesirze8 Oy 10§60gbdzin
nieusprawiedliwionychk aUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze 0 beyiaftdiau 00028 N & p nzi a . Sytuacj e WY j
indywidualnie

Laboratorium

11. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszysti c h | wi cz e E
wramach harmonograml. pr zypadku ni eobecnpdSweddu, z mua
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
 wiczenie |l aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢

42.Podc z asstugeatvyik onuj e samodzielnie zadane prz
zaj Al jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwi Nzane z bieUNcym mat er iocanged
probl ematyki i wiczeni a. Zar -wno praca inal wi
sN oceni abepwng&kawi O

43.W czasie semestr udwa koblevias p wawd aaZeaNcskha Ude ko
otrzymal od ONideou s4p0 apvueldtl i waohka| okewbbmc n e
zotrzymaniem zer owej l'iczby punkt - -w z teg
nieobecnoSi na kolokwium moPedpeymi pazew p

44. Pod konies emestru sumuj emy uzyskane punkty ze W
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn puni

Liczymy: R = (A/ T) x 100%

45.Zal eUnie o®R whgknarzemegoocenn koE& owN z | ab
R > 91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)
R >71% 80% dobry (4,0)
R >61%  70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostateczny (3,0)
R <50% niedostateczny (2,0)
26.0ceny wyr aPome ewt kva lnd na dtenpw skali bd 2¢00Znd) do 5,0 (bdb) zgo
zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

27.Student , kt-ry nie uzyska§ wymaganej mi ni n
moUe Wwecsa@sji dwukrotnie przystNpil do kol
wi ncej ni 0 cztery nieuspr awipedlriawmikoonwee noibee
zcagego semestru. Ni eobecnoSci na t er micrzand
dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe

poprawkowym.




1.

1.

Introduction to the strenlgtof materials. Stretching or squeezing of straight bars. Static tests of stretc
compressing metals. Analysis of the state of stress and the state of strain. Shear. Hooke's law fg
Bending and twisting rods. Bending arcs, bending frames.

N
Pl

YBAAYEFYAS Odzls g 1T 3IAYEFEYAS NI YO
2280201 SyAS aLINY-ber&aSbe Obzg SaLINY d2adiROA&|l yeOf

Laboratorium

rowadzenie do wytRozzycnaNjgoaSnciie niautbe r$ cai§sSkvaantiyec
chNghnBamemlkﬁamalalza stanu naprninUenia i st a
a Scinania. Zginanie iskrncanie prnaot-w. Zg

&1 0l
2 IUINP o+ RITSYAS R2 g@iNIevYlIO21 OA YIFOSNAI U546
t 2Railil626S YSiz2Re olF“zlz ge@iONI @Yl 021 OA2¢68 0K
w2l OAN3AlLyYyAS f dzo i Caza@admeﬁaﬁatymmawmamzahmn AB & OK &
6Seyt iNI yeOK® bl LINY 39Sy A Y2NXYIFtySs 2R1a&T1 G 1
ALINY oeaideOKo
{ﬁlﬁééiyl LINk ol NRBTOANRALYAL YSGFEtAd 281yl Ol
e‘[NBadz NBT OANIL YAl 660V AONBYOANBRTNBYdzO2 1
g2 UNI @Yl U271 OAT yI LINY d “éy)\l R2LJzal OT +ftySo
{ul-ﬁééiy)\é y)\sfae|y|0||fy LINI @ LJF R1{ A NRBT OADN]
LINI SYAS&T O1 Sz tdzo 2R71a&il iF00SZd bl LINYdSyAl |
Anali | &G+ ydz yIELINYOdSYyAlF A &adlydz 2R1&1iGF00OSyA
alGlydz2zR1al G OOSYyAlFI® YASNHz/1{A 30s56ySs {201
t OF&a1AS A LINJ SAadNJI SyyS &0INVe P RBIO ENE B 2 & dz
ALINY deadeOKo
| OF¥KIS® t NI g2 1 221SQl Rt i();\ylyi\lq: 2 | NHzy { A
G0N YROK (el g LI0ONOISZ 12yaiNdz OeayeOK LI
/ KI N} {GSNeBaGe1A 3IS2YSONROT yS LINI SHLMHE &35 O | Rfe

Twierdzen6 { G SAYSNI & ¢NIyaF2N¥YI O2l OKFNI{GdSNRAG
odniesienia.

{6202RYyS aiNX¥XOFyAS LINYidsg 2 LINI S{NR2dz 12024
{GFGeOT yAS yASsel yI Ol FtyS LINI elASRYA &§WHRIBK
geiNI &Yl 021 OA | 41 NHzy S| éiﬁéayzic‘mcb 23111y
t OFA1AS TAAYFIYAS 6StS1T seiNBae aA0 6Sagyt il
2&1FT YAl s@GNI &Yl o21 ON SyMItS 1gNRINdz &yt UIEEI}Oy/\IQyﬁ
& NHzy S| geUNI @Yl 021 OA | 61 NHzyS| aldegyz2]

FRFYAS Y2YSyildsg 3IynOeOK ¢ o0S8YHOSaR gd A0S S
oSt 1A T T YAlLye Y2YSyidz aynééaz g Ldzy{ OAS 1
AynNOeOK ¢ 0St0S 6 AyyeoOK LINJeLlrR{sg 200AND
belce.

FRFEYALF aA0 GyypbHODRYy BSE St O6yeearve dGynoSe
Lidzy{G26eY T TYAlLye arve ﬂynéée g 0SSt OS GNI |

FRFEYALF A0 dynoOeoOK ¢ 06St0S ¢ AyyeOK LINI &L

przemieszcz2aN O0S 32 &At L2 OSfC)SqJ




3.

I RFYAF dzZ3At OAF 03t1A LINIeé NbhoyeOK 200ANO S

O -

St 1A LINI @& 206NROAS 1220 6St1AZ . FRIYyAlF dz
ALINY 02aidz21 OA 6, 2dzy3t 0o

P REYALF TyFAYNTDIBFR OK 6 0SSt OSd . I RI ypkzekroNR 1 1 OF
L2 LN SOT yey o6St{1Ad tNI1Geolyl GSNETALI Oat

LINI S{NRr2dz 0St1AT Y2y 6SNRBR2I 2R1al il 0OOBZE {1
6Seyt NI yS LaNd e TI32AYNIYyS@E yS A Y2YSyde 1T 3Ayl
.FREYALF Y2YSyildz 20NRPG26S32 A dz3At OAl No OLyNSQ

YFGSNRALFOsgd t NF1GeOolyl GSNEFALI O2l GIFQMID |
LNk 01 AZ | Y2YSYyiSY 20NBORSYX | A NBzB V& OKS YINF
NEOYe@OK YIFIGSNRAIOsg A 2 NbOyeOK LINJI SINe2l OK]
Y2RdzO aLINYoeadlz2i OAT .AS3dzy26e Y2YSyid o0S1 671
Badaniapo# YS32 A LIA2y26S32 dzAAt OALF LINk36S]T 2 N
1TNGFYA A 200ANOSYALFYAD® tNI1G§201 vyl GSNBTALI

dzZAAt OAlF LIN36S]T 2 NkoyeOK | aéysSdiINELIR R/ eNFKd yLaNd
200ANOSYALIYAT %gANI ST LRYAtRI @ LA2y2g8Y A
1FdRS3I2 1T LINIS{NB2s56T /SyiaNHzy T OAYFYALF Nk O\
. FREYALF N3dyeOK {NIG2syA0 1T ©nOI S yeklenvehty, LINI ¢
didzZRSYOA &1 0OFREF2ND g@0oNryS Y2RStES {NXiG26yAO0
2} NNBYIlI A gAtiot RIFEOK2gNd bl G8O0K Y2RSt | OK
Y6IEaltLlyyAS R212ydz2S &aAiAt LRNBSYLFIYAlF NbEoyeOK |
Badani 1 2y aiNHzZl O2A 0Udz1 268 0K GNFk2LINJ S3dzo268é OKd
GNb 2LINT S3dz0268 0K 6 NbOYyeOK g Nizy1l OK 2060ADN
200ANOSYALYA | yFEOA&ATASY LRI A2YRY 0da 2@SRi02 \
hall 026 yAS adGloAty2T OA LIRRLI NOALF {2y aidNdz
. FPREYAF 12yadNdzZl O2A 0Odzl 248 OK R dzLINI S3dzo2 48
12y&aiNyzl O2A ©dz]l 268 OK RgdzLINI S3d26268 OK 6 NI 0
LINI 20202 YyBNIAYROIOANWIDEA &A1 ASY LRI A2Y_Y geils2Nd
dwuprzegubowe;.

Literatura (do 3 paategang)i dl a formy zajnl

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dyl Ng Z., JakubMwirczzy ma.g,0 SOrigaa®@NTavarszgwa h997.
SzuScik W., Wkuczy@ahonSU. materiag-w Cz. | i
2008.

Instrukcje do Iwicze® |l aboratoryjnych AWyt
El ektroni ki, Telekomuni kacij.i i Mechatroni ki
SzuScik W., efudzy®@ekiodyczhy zbi-r zadaE z

Politechni ki §1 Nski ej Gliwice 2000.

BNk R., Burczy@®ski T.: WytrzymagoSi materi :
Warszawa 2009.

Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak, Falickid, Wy t r zymago Si mat er i
akademicki. Teoria, wzory #iZitealbdrna eG-droa [:wi @
Uni wersytetu Zielonog-rskiego, 2008.

Banasiak M. (redl wi czeni a | abor at maty ¢ nwWABWansyava 2000.ma {




Dane

jakoSci owe

Obci NUeni

Forma nakgdadu pracy stude
(udziag w zajficiach, aktyimoSi, [w godz.]
Bezpoér’edni konwdki ag wawmyak decd a(lckh5n: h .
30 h) + | wiczenia (é h) + inngm(é€4h) 53
w egzaminie ()
Przygotowanie do laboratorium,wi cze G, zaj Al 16
Przygot owani eegzdminuk ol ok wi - w 10
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 4
Inne
Sumaryczne obci N 83
Zajhcia wymagaj Nce bezp akdemidkiegog3f)o 1,9
Zaj ncia o char a36) 2,0
ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-28 godzin
W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO suma punkt - - w
nauczyciela akademickiegoiohar akt er ze praktycznym nie musi

zajnl/ grupy zajili




ZagNczhiko nWuchwagy nr 13/
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Komputerowe wspomaganie w mechatronice

ComputerAided Design in Mechatronics

06.1

obowi Nzkowe

3

zaliczeni e

LO 21 2 3 zal i czenie z o

Dri nU. Gukasz Mik

Nauczycielm k ademi ccy Zakgadu EIl ektroni

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilt z 8ni a a-uekpratoSi gjemeé nati um/ za[Rdiwd czemimary |
praktyczne (w tym zaj ncHdlaviwyemdvaa rsipa cfjiady sz ryeiglowe, c (Zire@nd yac 4 me/o r lalt iom iy

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwiicziennfior maitgjpd it we PeZEnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Student powinien miel podstawowN wiedzn z

informacyjnej grafi ki ofan (psog amownep Wnajiema8i Czaga
wprzedmi ot ach Whpadswaadwya j sNycsytcenm- w operacyjnych
techniki programowania _| /Il, Systemy operacymafikai n Uy ni er ska i zapis k

Byl 235t yAS 1 NPpRgambwe] 2 ME1_WO05 . . .
EPW1 stosowane w programie symulacyjnym Matiab ME1 W08 Kolokwium zaliczeniowe

Znapodstawowezasady pracy stosowanewogramie ME1_WO05 . . .
EPW2 symulacyjnynMatlab-Simulink ME1 W08 Kolokwium zaliczeniowe

Znapodstawowezasady pracy stosowanewogramie ME1_WO05 . . .
EPW3 symulacyjnym LabVIEW. ME1 W08 Kolokwium zaliczeniowg




Kolokwia, prawdziany,

t20NF FTA gel yl Ol éziedzii«kdzasl VR
EPUL| O t a2t A 62T OAnediMBricindga 2| o = 0" ;%rawozt‘;i?;a -0 iého
gel12Nj e&iddend LINBINIY & - - G pytania przy
obronie
T o < i Kolokwia, prawdziany,
Potrafi prl e3d2uzg ko LJzasu U 1) E L ME1_U01 | Sprawozdaniad ¢ A O
EPU2| NI SOl egAausS3I2 |1 gel2NFe : .
oo ME1_UO03 lab. ¢ pytania przy ich
Simulink ;
obronie
- YR % x 1 o= Kolokwia, prawdziany,
t 20N FA I\oVI RI 6 adl ,OVA.,.f y2 ME1_U01 | Sprawozdania@ ¢ A O
EPU3| cKI NF {USNerauelA Oltadz2aif . .
. Lo ME1 UO3 lab. ¢ pytania przy ich
wykorzystaniu programu MatlaBimulink h
obronie
Kolokwia, prawdziany,
Epug| Porafis @ 2 NI @aidl 6 LINPMaNdb-Y &  ME1 UO1 | Sprawozdania@ ¢ A O
SimulinkR2 Y2RSt26FyAl A A ME1_UO3 | lab. ¢ pytania przy ich
obronie
t 20N FA g1 2Nl eaidl o LR Kolokwia, prawdziany,
EPUS tworzenie modelu graficznego z wykorzystaniem ME1_U01 Sprawozdania@ g A O
of2PNs 1 oseNVBEOREAALIOI I & ME1_UO03 | lab. ¢ pytania przy ich
dynamicznych; obronie
. < a L = X Kolokwia, prawdziany,
EPUG Bga\?li\ : \l\:; ;F;gfz %ﬁ ?ég;mgzégalé 51;8 n ME1_UO1 | Sprawozdaniad 4 A O
e Y Y ME1_UO03 lab. ¢ pytania przy ich
LabVIEW h
obronie
Bah T oAl R2RoRystarid2ziNng BNleY oowamzal
EPK1 symulacyjnycMatlabMatlab-SimulinkLabVIEW przy ME1 KO1 S rawozc,jarr:iaé 5 A é
LINE 6 RT SyAdz 61 RIZ2 601 ay = Ia‘; e o o
ZNBFEAT 261 yeY T13FRYASYA - G pytama przy
obronie
Kolokwium zal.
WSail T 6ALNRRIYNG WRd A& & Ydz | Kolokwia, sprawdziany,
EPK2| Matlab-Simulinki LabVIEWv rozwoju nauk ME1_KO02 Sprawozdania@ ¢ A O

technicznych.

lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k@advencj onal ny, wykgad z prezentacj N 1
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt - - westkpgezt agceni a prowadzona

49.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

50. Akt ywnoSi poparta wiméeiMNtnddScii aknii woSci N i

51.Przy wystawiani u obcreann ap ojdessutmopwoud Nwcwa i o b e (
laboratoriach).

52.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy kgad
25. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz ymnagana
jest obecnoSi na wykgadach
26.Dopuszczal ne sN nieobecnoSaonisemesirze\8 Oyfd 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychKaUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua ocendpnzi aegzSayntiunauc j e vy P
indywidualnie

Laboratorium

12. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriufest zaliczenie wszysich | wicze® | ab

wramach harmonogramwV. pr zypadku ni eobecnoSci , Z ]
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
i wiczenie |l aboratoryjyweh pajgild pabolkregshei

46.Podc z asstugeatvyik onuj e samodzielnie zadane prz
zaj il jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwi Nmdree i agemedNay sprawdzi
probl ematyki i wiczeni a. Zar -wno praca inal wi
sN oceni abepwn&kkawi 0

47.W czasie semestru przepr owad zzaannes Jaensetz ykmali o
punkNi-evusprawi edl i wa okal ok wiolbm c jn e Stizymaniem zesoave
l'iczby punkt-w z tego kol okwi um. Student ,
moUe je pisal mympedamynmeppz&nipjeswadzNcego.

48.Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUliwN do uzyskania |liczbnAn punl
Liczymy: R = (A/ T) x 100%

49.Zal eUnie o®R whgknaremegoocennn koE& owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)

R >71% 80% dobry (4,0)

R >61% 70% plus dostateczny (3,5)

R >50%- 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedostateczny (2,0)
28.0ceny wyraUone w sk alnédnapceny w skalitod 2)0g(rjd) de B0 (Ipdb) zgo(

zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn
29.Student , kt-ry nie wuzyskag wwypnoatgrazneebjn emi ndion

moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpil

wi ncej ni 0 cztery nieuspr awipedlriawmikoonwee noibee

zcajego semestrur mNnaobhepopBawkoaydhk moUna

dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe

poprawkowym.




Wprowadzenie do symulacji komputerowy k or zy st ani e narzndzi Cin
Tools i Filter Design Tools w mechatronice,. Programy symulacyjne: Matlab, Mgitlalink, LabVIE w
model owani u system-w mechatronicznych.

Introduction to computer simulation. Using Cintrol Design Tools, Signal Processing Tools and Filter
Tools in mechatronics. Simulation programs: Matlab, MaBahulink, LabVIE in modeling mechatroni
systems.

231 0FR
1. 2LINR 6+ RTI SyAS R2 aévydzZ I O2A 1 2YLHziSNRgS2d t 2
dédydzZ  Oe2ayS3az2d LyGiSNFS2a doeadl126yAll® t NI aj
modeli wybranego modelu systemu mechatronicznego. Podstawy metod ryezrgych w badaniach
symulacyjnych;

2281 12Nl @adGlryAS yFNItRIA /AYGNRE 5Sardy ¢22f 3
T o202y@ 0K dzl Ol Rs 6 YSOKI GNRYyAOI yaOKT

3. t NPINI Y &devdzZ - Oeaye al Gt oT | NPR2gA&]1 2 3INI T

4. Program symulacyjny Matlap A Ydzft Ay{ T | NBER2gA &1 2 3INIFAOI yS

5. t NPIANI Y aevydzZ Foedaye [0+xL92T | NRR2gAA12 3INI

6. a2RSt 26l yAS A FyFLtATl é6&yAlsse 1 se12Nleadl

7. a2RSt 261 yAYSOKE Wi SI¥syad Ol ye OK -FmulinhNRpikdgeiczagudz a |
NI SOT esgraiasS3zo 212Nl eadlryAasS YSGi2Re aKIl NRgI

mechatronicznych.
8. a2RStS &d2aiSyss YSOKIFIGNRYyAOIyeOK ¢ | NRRRAE K ;
LabVIEW do projektowania aplikacji czasu rzeczywistego.

Laboratorium
2 LUNPgl RT SYyAS R2 LINPINI Ydz aevdzZ I 6Oe2yS3az2 a

2. a2RSt 26l yAS aeaisSydz YSOKI N2y A OlzyykomgstaemR
I NPR2gAAT}F al GfFoOT

3. Wprowadzenie do programu symulacyjnego Matfath Ydzf Ay 1~ | NPR2g6A & 2
et &1t T

4. Modelowanie systemu mechatronicznego w Mati@bmulink;

5. Prygotowanie aplikacji czasu rzeczywistego z wykorzystaniét® R 2 ¢ A &-Bimulirk] G t I o

6. . RFYAS g@0NIyS3I2 dzl OF Rdz YSOKIGNRBYAOTI yS3azo

z

OTtatz2itAeg2l OA26ST LINJ & -Simdlinke NI @ &+ yAdz LINR 3

=

{

I
VS

7. Bl aiz2a26l yAS ¢hh[.h-Usg -Bimdink2 NI SyAdz Y2RSt A
8. WprowadzeniedoprogrYdz ae vYdzZ | Oe2ayS32 [6+xL9253 | NBR24
9. %l aFR& LN} Oeé ¢ [l06xL92d ¢62NJ SyAaAS Y2RStdz 3

g dzl OF Rl OK Reyl YAOI y@OKT
10,a2 RSt dzl OF Rdz LRYAINR¢S3I2 6 [l 06xL92T

21. MrozekB., MrozekZ.. : MATLAB i Simulink. Poradnik uUy

22.Brz-zka J. i Dobroczy@ski L . :techvliezhycha MIKOMS r o d
Warszawa, 2005.

23.ChruSci el M. LabVI EW w praktyce, Wyd. BTC,

2. Taczaga W.; Srodowisko LabView w eksperyme
Wydawnictwa Nakowo-Techniczne 2017.

25.Brz-zka J.: Lwiczenia z automatyki w Matl al

26.t N} 41 LJ woYy al!¢[!. 17 Rfl yIdzZl26056 A AYyOd&YA:

27. http://rgl.polsl.pl/kaula/Matlaisimulink_wprowadzenie.pdf



https://helion.pl/autorzy/bogumila-mrozek
https://helion.pl/autorzy/zbigniew-mrozek

Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy stude Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
BezpoSr ed mauczkcelemu ad z i ag wi veyakj ghacdi a(cth5 h.
21 h) + | wiczenia (é h) + inngm(é€4h) 40
w egzaminie )
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 26
Przygot owani ewtymodokklakliunkzaliczeniwwwego 8
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 3
Inne
Sumaryczne obci N 77
Zajhcia wymagaj Nce bezpoSredni 408)d 1,6
Z a j n charakterae praktycznynszh) 2,0

ObjaSnieni a:

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-3B godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO S uUma punkt-w ECTS :

nauczyciela akademickiego i o shar gNtceneg¢ piakbyezmpwr
/

c
zaj nl grupy zajal
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SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL
Dane o | ne

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Analiza i przetwarzanie sygrag - w

Signal Analysis and®cessing
06.5
obowi Nzkowe
3

zaliczenie z o

LO 21 3 3 zal i czenie z o

Prof. dr hab. inU. Stanisgaw Kut a

Nauczyciel e akade mi TelekpmubikagjijMedhatrorki

polski

ObjaSnienia:

'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

2For mapr owad z-ewy kag azda ywilf z &n i a
praktyczne (wtynz aj Aci a
- laboratorium informatyczne, ZT{ zaj nci a z
samoksa gceni e [(prakykane), PR

a-ulektprat,oST wjemeé nati um/

Dane merytoryczne

UOe student
rachunek

Zakgada sin,
zespol one,

posiada przygotowan

cagkowy) o r a stalomythe &haraktenystyk
zagadniper@®@ e dznai woatratcyhc h W pvknalizas
matematyczna, Metodyka i techniki programowania, Podstawy elektroteclhiki

czfistotl ZwaSoimo &k) .

al LRRasABRBED R20&0INO .
EPW1| podstawas 8 OK LJl N} YSGNs 6 RS Mv%i_vv\\//gi ZK;'ig'Z“é"r':i’;Cve

a23yl Oss St S1GNEBOI yeOK —

MalJ2 Ra i lé6en2SaR1 ¢ 6 fod ahaidy a Kolokwium
EPW2l o3yl ouis SRIsAYAS OfTtadzg  MELWOA 1 liczeniowe
EPW3 ?I\l LJZ Ra'.L,JIHQJQEJD gASRIt ME1 W04 Ko!okwym

a € 3y lwl@aedzinie czasu - zaliczeniowe

n

r

13/

) ) zaj fi-diwd cgemii mar yj
wy c howa nlivai cfzeznyicaz nse[gmc)j,aILiSst yciZmwe c@zmend yac 4 maé/o r lalt iom iy
technoliolgwiicziennffioar maigpghicdhwwe , PeZEBnowe,



MaSt SYSydA NFINt  sprojektoan® a Kolokwium
BPWA At iNB o Fylttadzse OK A MEL W04 | ,aliczeniowe
Kolokwia, prawdziany,
EPU1L Potrafi klasyfikow 6 aé 3yl e A LJ2 ME1 UO1 Sprawozdania@ g A O
matematycznym modelowaniem ME1 UO3 lab. ¢ pytania przy ich

obronie

Kolokwia, prawdziany,

t 20N FA  LINI & WNE 6 16 R RN ®i g Sprawozdania@ g A O
B Ay aSNIINB G266 s&yAl Ao MELUOIMEL UL b ¢ pytania przy ich
obronie
Kolokwia, prawdziany,
t 20 NI FA A YpdtsGwolke algargrhyd Sprawozdania@ 6 A O
BPUSI N Sd ok NI FyAL aeayt osg| MELUOIMELUOL ob. ¢ pytania przy ich
obronie
Potht FA g&l yl Ol &6 daedzinind | Kolokwia, prawdziany,
OT I adz A Ofiltih andl@gdviegod 2 T OA Sprawozdania@ ¢ A O
EPU4 cyfroweg& &1 2Nl eaddz2nd Ly MEL_UOIMEL_UOY .y, ¢ pytania przy ich
Matlab; obronie
PPUNYTA LRTEATA6I0E AYTF: Kolokwia, prawdziany
Rlﬁ y e oK 7§ A Yy €0kl SVH\NEBRQS"C Sprawozc,ianiaél g A O
EPU5| dzl e atl )fS A ){‘F 2ZNXI O2Sx2 R ME1 U1l lab. ¢ pytania przy ich
I 0F10S 680AN3LSE gyAz2a obr.onie
dzZl F al Ry A+ o6 2LIAYA
Kolokwium zal.
o o AT A 2 Kolokwia, sprawdziany,
t 20N> FA | FLINBI SYN2dIgd D e =
EPK1 d + 3 12B@RG A0dAl Y2l 6 2 NI ME1_KO03 Sprawozdaplaa ﬂ_)\ O
lab. ¢ pytania przy ich
obronie
Kolokwium zal.
Ax 4 Y . - " Kolokwia, sprawdziany,
WSaiud | A1 R2Yeé NREfA A 2 e . =
EPKZI NG 86 61 NJ I y diedzinieetyhikiss s & MEL K01 | Sprawozdania@ & A O

lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k g a d konwencj onmuintyi wg dkigaldn N, pkezsunl
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona | e

53.Zal i ¢czeni adobhywahesprzézostudenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi us
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

54. Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSciN i
55. Przy wystawianiu ocep o d sumo whij dlcg chest pod uwagn obeq

laboratoriach).
56.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy kgad

27. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz wmnagana
jest obecnoSi na wykgadach

28 Dopuszczalne sN nieobecnoSawisemesirzeB Oy 10§60gbdzin
nieusprawiedliwionychk aUde10 % ni eusprawi edl i wi onych
wsemestrzeo bni Ua ocenn z stegpgrama nu Syt uba,cy e WY j
indywidualnie

Laboratorium

13. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszysti ch | wi cz e &
wramach harmonogramwV. pr zypadku nji abbegmnlb&lcwi ekz po
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
 wiczenie |l aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢

50. Po d ¢ z a sstudeatyvykonuje samodzielei zadane przez prowadzN
zaj Al jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwi Nzane z bieUNcym materiagen
problematyki wi czeni a. Zar-wno praca na zajfid¢i aawh

sN oceni abepwn&kkawi 0
5.W czasie semestru przeprowadzanmeo Joeastz ykmall o
punkNi-evusprawi edl i wa okal ok wiolbm c jn e Stizymaniem zesoave
l'iczby punkt-w z tego kol okwi um. Student ,
moUe je pisal w.,pedamynmeppz&nipjeswgmzNcego.
52. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkz e wszyst ki ch aktywno
maksymalnN moUl i wN do uzyskania |liczbin puni

Liczymy: R = (A/ T) x 100%
53.Zal eUnie o®R whkzinareamemgooceni koE owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)
R >81% 90% plus dobry (4,5)
R >71% 80% dobry (4,0)
R >61%  70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostateczny (3,0)
R <50% niedostateczny (2,0)
30.0ceny wyr aUonee mt oswejing sacepywzslall od 2,& (ad) do 5,0 (bdb) zgoc
zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn
31.Student , kt-ry nie uzyska§ wymaganej mi ni n
moUeczwvasi e sesji dwukrotnie przystNpil do
wi ncej ni 0 cztery nieuspr awipedlriawmikoonwee noibee
zcagego semestru. Ni eobecnoSci na tewygNaz
dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe
poprawkowym.




TreSci programowe (skr-cony opis)

Zapoznani e student -w z podst ayech wi dziedzinie ectasua
wdziedzinie Cazkotwet |gmosSkcs zPragel fnitea grcoeunriiee r la
transmisyjne ukgad-w | i ni oSeybkahtransfd@@rhagja &dutiemr (FFS
Projektowanie rekursywnych i ni erekursywnych

Contents of the study programme (short version)

Familiarizing students with the basics of analog signal processing, in particular with the analysis in t
of time and frequency domalntegral Fourier transform. Laplace transformati®ransmission propertie
of linear systems. Time characteristics. Fast Fourier transform (FFT). Designing recursive ar
recursive digital filters.

TreSci programowe (pegdgny opis)

2381 0FR

1. / KF N¥ 1 G SNEe
a2RSt 26l yA
ae3dlyl Os g a I fyeOK®

2. /Ttadz2dGtAs NEBegity§onddngtry dzr) 2 &potoiy gy FdusesmyY
widma wybranych gy  U's 21NSé2ééOK¢

aide 235ty aedyl 03l F Ad IONIY RO
u

e
yIOs ¢ RSGSNNYAYAAGEOl yeOKg LY
A

R
S

3. /|U12zs LINJ s1éiﬁl-UOSy7\é C2dzNASNI Y RSTAyAO2I

4. t NJ 81 & |u|-0(3§y7\é [ FLX I OSQF & wl OKdzyS{ 2 LISNJI {4
2LISNI (2NRBsS LRRall g26e OK St SYvstyeustasonyai O R dzd
YASdzAalGlI ft2yeYd t2Raill 626S YSiz2Re Tyla2aR246l yAl

5. 201 OAg21 OA GNYyavyraeayS dz7l OFRs g ftAyA2geOK
[ FLXFOSQFd ¢NIyaYAlGlyOal 2adsiandiZCNRakténBtyki 1 S NJ
OTtadtz2itAs2l OA26Sod g1 NBae .2RS3I20

6. /| KIFINF{1GSNrpaGe{Ar Ol laz26SY 2RLIR6ASRT al21261 ]
Ol a2 0K 1T GNXyavYa ulyoen dleIRdz {GFoAt y2I
dolnoprzeplzd 12 6S o[t 0OY . dziiSNB2NIKIX /1T SoealSstl
pasmowe i pasmowd I L2 NP 6 Sdt 2N 6y | yAS s0Fay21 OA FAL

7. Y2y 6SNB2E !k/ A [ k! ®d tNkol126lyArAS 6 Ol &arsSz
Widma5 i C¢ o0ae@YSUiNAXIT 21 NBaz2¢g21060 A 5C¢ o6aeys

©

Szybka transformacja Fouriera (FFT).

9. 5841 NBlGyS dzl OF Re tAyAzzs YAST YASYYS g OI I &

OKIFNIF{1GdSNeradGellr OTtad2GtAs21 OA261 3

10. Projektowanie$ |1 dzNE e 6y @ OK FAf Nk 6 OeFTNRgseOK LLw YS
FAEGUGNF 6 |yl 23268 0K

11.t N22S1 026+ yAS YyASNB|{dzZNEEesy@OK FAfGNF g O8 FNI

Laboratorium

2 Y2RdzZS &N LINE ¢ | RliaBoya®ryjhel(kBnipltérdwe)imita®OA 2P & s NB O

LINI SLINR g RTF2n ad2a26yS 206t A01 SyAl 2N 1T LA

LR2G6ASNRT A5 ¢NBIT OA GeOK TFato dzaANHzyG2édz2n A

1. DSy SN} 02t aedyl Os@2aRR8D RREBIGKEAKAA 68 05 NJ
Oltatz2itArAse210 OKgAt261 @

2. ¢NI yaFT2N¥YIF02s 5/ ¢ 5{¢X 5C¢x 2NI232yIlty2156
2RONF OF ty2i 6¢c2iRNIgNT BNMKISOdREy ST O &de3yl Odzo

3. hot AOT I yAS s3NEAOGd EFYNRASHI d6e06 JyeOK aedyl
12YLIzi SNRg20 2NF¥1T 11 LIY20ND 5C¢x aeaydaSIi I &g

4. hoft AOT FYAS FyltAdGeadliysS GN yaTzNJrl-G C2 dzNJ& SN
Oltatz2itArg2l OA258 0K

5 t NP2S|1i26tyAE2AR2BE8RKS6YSG2RN al SNJ A 6AS3dzys

6. t NE2S 160261 yAS ylft232680K FAEIGUNF S R2fy2LINI




7. thas1u2z|ys IVItQEIQzeOK FAEGNF S It .t A

8. tNk0126FyAST 16Fyidz26l yASHCRl deYy 5C&l )éuazlng)Oklra

9. Algorytm szybkiej transformacji Fouriera (FFT).

10584 1 NBliyS dzl O Re tAyA26S yASIYASYyyS 6 Of I aj
0AS3Adzys gé @

11.t N22S1026FyAS NB|ldzNAEsYyE&OK FA{ANBBY ORFNR 6EX
analogowych.

12t N22S1026FyAS YyASNB|{dzZNEEgyROK FAfGNF & O FNI

28.T. Zieli EGKki: Cyfrowe przetwarzanie sygnag
1. Jaced zydorczyk, Grzegorz Pgonkaws tGtm.e ghbealzi olry
Jerzy Szabatin. Podstawy teorii sygnag- - w.
2. alkNALY tlFal2z Wrydal 2Ff01TF1® ¢S2NRAI adayl q
29.Brzka J., Doroczy@®ski L.: Programowanie w N

Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy st'udeObciNueni
(udziagd w zaj preygooowanie spmkordanianitp.S 1 | [w godz.]
Bezpoérpdni konudki ag whwmyakdiacd a(c2pdn: h .
21 h) + |l wiczenia (é& h) + innegm(é&hh) 53
w egzaminie f)
Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 42
Przygot owani ewtymodo kolokwiork zaliczemowego 24
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 4
Inne
Sumaryczne obci N 123
Zajhcia wymagaj Nce bezpoSredni B@)d 2,2
Zajncia o char ami 3,0

ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-2B godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO sunmezpoSktdwi €¢Cd S ud
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznyr
zajnAal/ grupy zajnl



ZagNczhiko nWuchwagy nr 13/
Sena uPWSZvVv Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.
AR U

SYLABUS ZAJNLZ Y

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Podstawy elektroniki

Basics of Fectronics

ME1_18 06.5

obowi Nzkowe

3

Egzamin

LO 30 3 3 zal i czenie z o

Prof. dr hab. inU. Stanisgaw Kut a

Nauczyciele akademiccy Zakgadu E

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

2For mapr owadzevmylkagazdla,wnltngl a a-ulektprat,oSi yjeme nhati um/ zaj fi-diwd cgemii mar yj
praktyczne (w tym zaj nc-llaleyzcemovaarslpzascfj|az|y(sztry&:|gzlav9e c(Zre@nd yac 4 rad/o r kalt iom iy
- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technhpPiolgwii c Ziennfioar mat gjpd icsd we ,t eZEnowe, ‘
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Student powinien miel pomhtematykig wi ctwireak inr z0nz
r-0Oni c wyczaajneg fizyki i podstaw elektrotechnikanal i zy obwodewi pcly
t a kadadizy sanw pr zej Zmiag wyno) zagadni e® zawartych

Analiza matematyczna, Fizyka, Podstawy elektrotechniki.

Byl LRRaGIl & Syi ME1_WO02
L2 N} FA &O0OK i 26 ME1_WO04
Umie2 LIA &l 6 1 I y 2 : .
EPW2l 5 4 oF Re St S1aNRyAO] ys  MELWO4 ) Egzamin
Y%yl &l Nzl G dzNB Zi ade20d 8RRK
EPW3| wykorzystywanychwINJ SyYe aovzgéey ME1 W04 Egzamin
LR YALFNRgEY A aidiSNuznoe

EPW1 Egzamin




Umiel I LINP2S1 G263 LINE A S
EPW4| T yI AOK T &l Rt WRINE D2 ME1_WO04 Egzamin
schemayA R20NJ} & St SYSyide
o N Kolokwia, prawdziany,
t20NF TA ge12yl0 FylfAl SRR
EPUL ST STGNRyYAOI yS32x 21N MELITUIE U0l Sanorenet o4 0
y6I2gloyAse2gal S LI NI YSUN - o
obronie
Kolokwia, prawdziany,
. - aq 45«1 x | MEL_UOIME1_U0] Sprawozdania@ ¢ A O
EPU2| t 20NF FA | FLINRP2S1uU261l 0 MEL U03 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
Kolokwia, prawdziany,
epus| T2 arlRE 5 sz)\ Satidy21 OA _ 2| ME1_UO01ME1_UO0] Sprawozdania@ & A o}
LINI € NI DRs L2 YAl NR g e OK ME1 UO3 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
SRS O Kolokwia, prawdziany,
Potraﬂgg I yroleo LEZRad I..c 020 ME1_UO1ME1_UO] Sprawozdania@ ¢ A O
EPU4| ault ae OflyS A OKI NJ- 108 I}Lb MEL UO3 lab. ¢ pytania przy ich
St SYSyusg A dzl OF Rs g St - o
obronie
Kolokwium zal.
PotrafisporD RT A & R 2 {0RYOKWR IO 3 Kolokwia, sprawdziany,
EPU5| zrealizacji powierzonego zadania badawczego i ME1_U12 Sprawozdania@ 4 A O
pomiarowego. lab. ¢ pytania przy ich
obronie
Egzamin
ORLRZ SGASRIALFTYAS 21NBT I L Kolokwia, prawdziany,
EPK1| 21 NBT f 2 ys@Blelub idhyEhGddania oraz ma ME1_KO3 Sprawozdania@ ¢ A O
[ 6AFR2Y216 sl doy21 Or aeal lab. ¢ pytania przy ich
obronie
Egzamin
MET €A I NBGEOTYAS 2NIT LN Kolokwia, prawdziany,
EPK2| potencjalnym zag 6 S yAz2y a przez shiskemyy & ME1_KO05 Sprawozdaniad@ ¢ A O

TFraratryAl dzNT DRT Sz St S

lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k@advencj onal ny, wykgad z prezentacj N 1
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt - - westkpgezt agceni a prowadzona

57.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

58. Akt ywnoSi poparta wiméeiMNtnddScii aknii woSci N i

50.Przy wystawiani u obcreann ap ojdessutmopwoud Nwcwahiih o b e (
laboratoriach).

60.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby w

| I

Wy kgad
29. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocenggzaminu, przeprowadzonego ustnie
pisemnie,oraz wmagana jest obecnoSi na wykgadach
30.Dopuszczal ne _ sN nieobecnoSaonisemesirze\8 Oyfd 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychKaUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua ocendpnzi aegzSayntiunauc j e vy P
indywidualnie

Laboratorium

14. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriufest zaliczenie wszykich | wicze® | ab

wramach harmonogramwWV. pr zypadku ni eobecnoSci , Z ]
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
i wiczenie | aboratoryjwneh pagield pabolresasicg

54.Podc z asstudeatvyikonuj e samodzielnie zadane prz
zaj il jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwi Nmdree i agemedNay sprawdzi
probl ematyki i wiczeni a. Zar -wno praca inal wi
sN oceni abepwng&kawi O

55.W czasie semestr udwa koblevias p wa vcd a adeaN skka Ude ko
otrzymal od ONideou s4p0 apvueldtl i waohka| okewbbmc n @
zotrzymaniem zer owej l'iczby punkt - -w z teg
nieobecnoSi na kolokwiempmépedpaygmmpalzew p

56.Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn puni

Liczymy: R = (A/ T) x 100%

57.Zal eUnie o®R whkznazamemgoocenin koE owN z | ab
R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)

R >71% 80% dobry (4,0)

R >61% 70% plus dostateczny (3,5)

R >50%- 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedostateczny (2,0)
32.0ceny wyraUone w sk a lndnagpceny w skalitod 2)0g(rjd) de B0 (pdb) zge(

zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

33.Student, kt-ry nmenumgbhkaj wWymagpneppunkt w

moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpil
wi ncej ni 0 cztery nieuspr awipedlriawmikoonwee noibee
zcajegstsemeNi eobecnoSci na terminach popr
dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe

poprawkowym.




TreSci programowe (skr-cony opis)

Nabycie pr zpeozd ssttamdemytc-hw wi adomoSci ami i umi ej
i ukgad-w el ektr oni c zinuprodzczonejNanaligycip e 0 j uenkit eojwiatn
elektronicznyctP - § pr zewodni ki samoi st ne Ukga d yothryzmdji
tranzw.sWzoma-cni acze tranzystorowe w r-Unych
zwrotnegoWz macni acze pr Ndu stagego.Liniowe i ni e
ProstownikiSt abi | i zat or y ionpusewyr.@enaratary LERCNg Jy m

Contents of the study programme (short version)

Acquisition by students of basic knowledge and skills in thel fafl electonic components and circuit
Acquiring the skills of simplified analysis and design of electronic cirdnitinsic and dopec
semiconductorsTransistor polarity circuitsTransistor amplifiers in various configurations. Element
feedback theory. DC amplifiers. Linear and dwmar applications of operational amplifiers. Rectifie
Stabilizers with continous and pulse action. LC and RC generators.

TreSci programowe (pegny opis)

2381 0FR

10.t 5 OLINTI S62RY A1 A alY2AaaldyS A R2YASall2amgtéod f
LI &Y2 g & -n Mdadyprostowhitze i stabilizacyjne. Tranzystory bipolanmgipolarneg zasada
RTAFOFYALF A LRRAYGIT FIRIHE0 S OYHFRIDAa2RSE S (NI Yy
oz)\Sf12é“ yro2é6S A YI0O2a83yl026S0=2 Ol taidzit

11. ! Re T 1 aat I5f27\d5 NﬂNUdeMletadzZLNl&]ra@fe‘[ (oNel- 21 T CeA &2 N
F“zeylvAOTyé LINPAGS NRo20O1 S dzl OFRs g 61 YIFOYAL

1221 YFOyAIL Ol S GNIyi eai2NRéS 6 NbOdYyeOK 12y¥FA3
wzmacniaczyAnalizaw Y+ Oy Al OT @ 6 6e@o0NIyeOK {2y FAARERI C
I KI NJ-1ﬁéNﬁéﬂéIMzrré&niaawFa:ﬂ(Shy\éziéxzéé

13.9¢ SYSy G Ny I GS2NA 2 La0SNd ta0LIN AL 1D STYBANR (il ypep2i y S 3
NEo620T S 461 YLFEOYyAL Ol & of GFroAfyz2ian dzl OFRsg 1S ¢

14.2 1T Y Oy Al O § windadridr] & &k OEidBadnzdadniaczy operacyjnych.
Y2yYLISyal 02t OKl-NJ-“laéNJééijélA OTtadz2itAs21 OA 1

15. Liniowe i nieliniowe zastosowania wzmachiaczy operacyjnych. Podstawowe konfiguracje
gT YL OYyAL Ol 2LISNI Oeayrs@®@0rp | drt BERR DIRNI DB Y &)
dodawania) { O R& OF 01 dz2NOS® ! {OFR& YYy20NOS® CAf

16.t NPalizoyA{lA 2SRy2FI126Ss RoedzFI126S A (NFaTI

177.{GFoAf AT Fd2NB 2 LN} O& OAn3aVS2d 5SFAYyAO2Ss |
para¥Y SGNBEOT ySd {dlIoAtATIF{d2NE 12YLISyal OecaySo !

18. Zasilacze impulsowez. O T OA 621 OA &l 0 Af Al 2 dRodzajeGtabilizolvanych
zasilaczy impulsowych G SNR 61 yS {2y 6SNISNE yI2RZOHAYy e | (.2
Y2YSSNISNE yIFLAtOALF adGrouvsS3az 1 geal OASY Al 21
TFToSTLASOI I 2n0S A YLz a® staMIK] &a& O Iongrdlitytianyiine? NG 16 R
aGFOATATF(O2NE S AYLMzZ 8268 OKDd 60KO

19. DSY SNI (2 NBE LIRS of AySI3Ke A3 ALYNdRE32( 2 { DNGye OKed DSy S

Laboratorium

13. . I RFYAS RAZR LJsULJNjSérzRy 12068 0K

14. . F RFYAS GNIyT@aid2Nr o6ALREFNYyS3I2d t2YAlI N OK
tranzystora.

15. Badanie tranzystora unipolarnego. Pom@aK I N> { 6 SN2 adGe]l 2N¥ 1 gelyl
tranzystora.

16. . F RF YAl A L3} YAl NBiachdw KdnfigBatjath dE 20TOMIIND Sy A SY N
aktywnym.

17. . F RF YAl A L3 YA ImhchiackylwKdnfig@acihdh{s 1 &2 6 QeyBtansyhyns Y
aktywnym.

18.t N22S1d 2NIT LRYAFNE LI NIYSGNB G 6@0NIyeOK

19.t N22S1d 2NIT LIRYAFNE LINFYSGNB g ailGrFoAaftAall i




20t NB2S10 A LRYAINER AadFroAtATFG2N» 6 AYLiz a26¢8
21. Gen&NJ (12 NB [/ LINJ SoAS3dAs5¢6 aAydzaz2ARIfyeOoOKo
22.DSYSNI G2NEB w/ LINJ SoAS3s56 aAydzaz2ARIfyeOKo

1. Elektroniczna wersja materiagu prezentowan g

2. Praca zbiorowa pod red St . ukuwtaydy Rerlzeykrtzr Nodyi
AGH, Krak-w 2000.

3. Baranowski J., Nosal Z.: "Ukgady el ektroni ¢

4. Gray P.R., Hurst P.J., Lewis J.H., Meyer R.G.; Analysis and design of analog integrated circuits
Wiley, New York.

5. Allen P.E., Holberg D.R.; CMOS Analog Circuit Design, Oxford

Dane jakoSciowe

Obci NUeni

Forma nakgadu pracy stude
[w godz.]

(udziag w zaj preygosowanie spmwordanianitp.)S i |
Bezpoér’edni konwdki ag wawmyakdecd a(lc3din: h .
30 h) + | wiczenia (é h) + inngm(€4h) 70
w egzaminie ()

Przygotowanie do | aboratorium, | wicze 35
Przygot owani eegzdroinuk ol ok wi - w 16
I ndywi dual na praca wgasnha studenta z 4
Inne

Sumaryczne obci N 125

Zaj Aci a wbyenzapgoaSrNecdeni ego udzi ag uom

Zajncia o char amh 3,0

ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-2B godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTS0 suma punkwudwi EFLUaS :
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznyr
zajnl/ grupy zajnl.



Dane

0

ZagNczhiko nWuchwagy nr 13/
Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r.

SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Elektronika cyfrowa

Digital Electronics

ME1_19 06.5

obowi Nzkowe

3

zaliczeni e

L

LO 30 3 3 zaliczenie z o
Prof. dr hab. inU. Stanisgaw Kut a
Nauczyciele akademiccy Zakgadu E
polski

ObjaSnienia:

'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilf z 8ni a a-ulektprat,oSi yjeme nat i uste miznagjriyd inee ¢ z dPi a

praktyczne

(w tym zaj fAcHlaviwyemd vaa rsipae cfj iad yi sz ryeigiawe, ¢ (ze@nd yac 4 meéd/o r lalt iom iy

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj fici a z technoliolgwii c ziejekioaenfct g ppicha Perenowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

udent
me nt

e

powinien miel pagebs tiniows) poNi swiaevd #1i zy k z a |
W p-OChntzeowodni kiomwayd - w.owi nivermi epasinadal

eat ywne gZn anjyoSmoeSii awartgchwbrrizee@ nd ot ac h  wAgeboairaoda z;

o

me t r i N, Fayka Podstawycelekirdtechniodstawy elektroniki.

Epwi| Y P dLazoe ylkta & 2N ME1_WO02 Kolokwium
na poziomie bramelogicznych. ME1_WO04 zaliczeniowe
Byl allzaz2oe FylFfAle@ 2N .

EPW2| kombinacyjnychs &1 2 NJ e ad 1 yASY ME1_W04 ZK;'I‘;'Z“Q’:IJ;‘W
Ydzf AL S1TaSNs ¢ A Y2RdzO




Zna sposoby analizy oraz syntézy O Rs &

sekwencyjnyclt LINI SNJ dziyA 156 w Kolokwium
EPWS o Ratl 62628 0K tAO0T yAls & MEL W04 | Jaliczeniowe
428y OKNRYAOTl yeOKs NXBeS
- : A N Kolokwia, prawdziany,
t2UNs A LINI SLINE G RIAGC | yey yoimEL U0 Sprawozdaniad 4 A O
EPUL|LINP &40 & OKdzl OF Rs ¢ |1 2YO0AY . .
. ME1_UO03 lab. ¢ pytania przy ich
bramek logicznych. ;
obronie
t 20NF FA LINI S kynNtBzy dra hnkliay Kolokwia, prawdziany,
Epuz| LINE & 8 0OKdzl OF Rs¢ 1 2Y0AY|MEL UOIMEL UO] Sprawozdania@ ¢ A O
Fdzy {1 G2Nb 6% Ydzf GALIX S14a8S ME1_U03 lab. ¢ pytania przy ich
programowalnych. obronie
Kolokwia, prawdziany,
EPU3 t 20N> FA LJINrchWaEzzylorRzlaﬁaﬁzy ME1_UO01ME1_U0] Sprawozdania@ ¢ A O
L2Raidl s2¢e OKdzl OF Rsg a5 ME1_U03 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
- . . a Kolokwia, prawdziany,
L2UNFFA 6812YE0 R21dZYS oy yoiMEL UO| Sprawozdaniad A O
EPU4| technicznegdDé ¥ NBR 6 e OK dzl Ol Rs . .
S ME1_UO3 lab. ¢ pytania przy ich
w systemachmechatroniki. h
obronie
PRGN FA Ol &l 6 tyKataldgdid, Kolokwia, prawdziany,
y2ie XAl OeayS LR ebhzS | Sprawozdania@ ¢ A O
EPUSI 1 R26 yeOK R21dzvYSyidsg N MEL_UISMEL_Ul4 p, ¢ pytania przy ich
angielskim obronie
Kolokwium zal.
Bad 3I2dds6 R2 YedlXSysAd Kolokwia, prawdziany,
EPK1| LINJ SRaAAt 0A2NDI & 2N} T L ME1_K02 Sprawozdania@ ¢ A O
RT AL O 2 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
Kolokwium zal.
MET EA I NBGEOT YyAS 2NXT | Kolokwia, prawdziany,
EPK2|LI2 G Sy 02l tyeay Izagm@EzmsSy A ME1_KO05 Sprawozdania@ g A O
aeadsSye TFaAAEFYAl .dzNI N lab. ¢ pytania przy ich

obronie




Wy k g:a dWy k@advencj onal ny, wykgad z prezentacj N 1
Lwiczenia |:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt - - westkpgezt agceni a prowadzona

6l.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

62.Akt ywnoSi poparta wiméaiNtnodSci aklii woSci N i

63.Przy wystawiani u obcreann ap oj dessutmopwoud Nwcwahiih o b e (
laboratoriach).

64.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy kgad
31. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocehplpkwium zaliczeniowegooraz ymnagana
jest obecnoSi na wykgadach
32.Dopuszczal ne _ sN nieobecnoSaonisemesirze\8 Oyfd 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychKaUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua ocendpnzi aegzSayntiunauc j e vy P
indywidualnie

Laboratorium

15. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriujest zaliczenie wszysich| wi cze & | ab
wramach harmonogramwV. pr zypadku nieobecnoSci, z
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
i wiczenie |l aboratoryjyweh pajgild pabolkregshei

58.Podc z asstudeatwyik onuj e samodzielnie zadane prz

j n jego praca jest oceniana. W trakcie

a i

kartk-wki) zwi Nmaree i agemeOdNay sprawdzil
ro

N

oy

I ematyki | wiczenia. Zar-wno praca inal wi

oceni abepwngkawi O

50.W czasie semestr udwp koblevias p wa vcd a adeaN skka Ude ko
otrzymal od ONideou s4p0 apvueldtl i waohka| okewbbmc n @
zotrzymaniem zer owej l'iczby punkt - -w z teg
nieobecnoSi na kolo&wmumi eopedmpiegms pprinew p

60. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn puni

Liczymy: R = (A/ T) x 100%

6l.Zal eUnie o®R whkzharememgoocenn koE owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)

R >71% 80% dobry (4,0)

R >61% 70% plus dostateczny (3,5)

R >50%- 60% dostateczny (3,0)

R <50% niedostateczny (2,0)
34.0ceny wyraUone w sk a lndnagpceny w skalitod 2)0g(rjd) de B0 (ipdb) zge(

zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

35.Student, kt-ry nmenumgbhkaj wWymagpneppunkt w

moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpil
wi ncej ni 0 cztery nieuspr awipedlriawmikoonwee noibee
zcajegstsemeNi eobecnoSci na terminach popr
dw-ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe

poprawkowym.




Nabycie przez syotewiadomo8st ambww zakresiec
sekwencyjnych orazanb y ¢ i e uimprasjczonejranafizgdrojektowaniaychu k gw d -

Elementy teoriuk gad- w | ogi ¢z ny t$ekwdnoyjmichPadsiaevgwe bnarokh logiczng
Uk § a dekwencgjine. Realizagi uk gad- - w kombinacyjnych ach
programowalnyclst o s owane metody i narzndzia wspom
cyfrowych. Wprowadzenie do zagadni e@® zwi Nzany

Acquisition of basic knowledge in the field of digital combinatorial and eetjal circuits by students an
acquisition of skills in simplified analysis and design of these systems.

Elements of the theory @bmbinational and sequential logic circuits. Basic logic gates. Sequential sy:
Implementation of combinational and sequential circuits in programmable systems. Methods and to
to design digital circuits and systems. Introduction to issue®cetatprogrammable FPGAs.

221 0lR®

1. Teoria wukgad-w | ogicznych kombinacyjnych.
optymalizacij. ukgad-w cyfrowych. Podst awo
zanegowana, iloczyn zanegowany, suma modulo 2.

2. Naturalny kod binarny. Tras f or macj a | i czb dziesintnych
-semkowy i heksadecymalny |liczb binarnych.

3. Analiza, synteza i realizacja techniczna u
met odN asrinaatuegkn 0ka. Zarys komputerowych metod

4, Podstawowebramkilogiczne: OR, AND, NOT, NAND, NOR-BR i ExNOR.

5. Kombinacyjne programowal ne ukgady |l ogiczn
logicznych sekwencyjnych.

6. PojAci e awuztoonneagtou. sAuwtd@®dcmat Mooreba i Meal y b e
i wyjSi, graf przejSi i stan-w wyj Sciowych,

7. Przerzutni ki j ako el ementy pami Aci w ukdg
met oda mi graf owy mi (sieedi adwey migla.E Rz gjr 8d iue

8. Realizacja techniczna wukgad-w sekwencyjny
sekwencyjnych. Ukgady arytmetyczne. Sekwen

9. Synteza ukgadu syodhtr awii € zrneaghd i mya  przej S
wewnfAtrznych, wyznaczanie funkcji wzbudzeCE

10. St osowane met ody i narzndzia wspomagaj Nce
- ukgady rowe opier ajHhkatalogevych, na got owyc h

- ukgady rowe specjalizowane (ASIC).
11. Wprowadzenie do zagadni e®& zwi Nzanych z p 0
c

cyf

- ukgady cyfrowe jako ukgdgady scalone projek
cyf

ni

12.Symul acj a i badanie ukgad- ivw s®rkwkbDSEH3

—_—

Laboratorium

/&t tI-62NJ G2NAs g 206S2Ydz2eS on K TFatod t NBIN
s6ASRT & 1 6&810FRdz R2 NBFftATLFO2A &LINIt 2682 ge
1. . F RFYAS RIAIFIOFYAF ONIYS| t23A01yeoK

2. t N2ads dzl OF Ré 12Y0Ayl OeaysST

3. 1 {0 Re 12¢RIY2ROENIYyBgs2] 268 VYI amMm I néd adz
4. ' 1Ol Re 1 2Y3AWa d2®I2/SNI A adzyl {2 NI

5 ! {0l Re 12y Yyz2ROENyBa | | 1y A-pegmeatewdog A SGt | OT | 0
6. Jednostka logiczna-ditowa jednostka aryhetycznaelogiczna (ALU);

7. ' 1 0FRe A&t NSVBDAE T ATAS dzl OFRe LR RaGI 626ST

8. !10IRe a&[adDyFagy i SNBI2ge | éeYOKNEY Ol ye&

9. ' 1 OF Re & &LigzBiki jGk® GeyfeBatory sekwencii.

10. ] 1 OF Re & SReSyyOe 2y S




1. 1 OF Ré & XZed vybawg 3@Bdzinny

€ 20002014, Tony R. Kuphaldt,

wa 1994, 1999.
56.t  aASNDAZal]
57.Kani a D. : ]
58.DeMi chel | i

53. Tony R. Kuphaldt, Lessons In Electric Circuits, VolumBilyital Fourth Edition, November 01, 2007

54, _dzo | ¢ oWz O Ry SODEFTNR S OKI 2YA_3S 2| NaATIFSI
55, Wd . I NIy26a1AZ . YIEAY26a1AZ % b2alfy

b
A WOI %oeaAZalA t®T | {OFR& LNEP
kgady | ogi ki programowal nej po
G.: Synteza i optymalizacja uk

J
-

3
d g
g.

q

Dane jakoSciowe

Forma nakgadu pracy st’udeObCiNlJeni
(udziag w zajiciach, aktywnoSi, o gpeer]
BezpoSredni konudki ag whawmyakdiacd e(cddn: h .
30h) + ITwiczenia (é h) + inngm(éa4h) 64
w egzaminie (h)
Przygotowanie do laboratoriung pr acowani e sprawozdaGE 22
Przygot owani ewtymodo kolokwionk zaliczemiowego 10
Indywi dual natudand awgasnaeratur N, wyK 4
Inne
Sumaryczne obci N 100
Zajncia wymagaj Nce bezpoSredni &g) 2,6
Zaj ncia o char anh 3,0
ObjaSnieni a:
1 godz= 45 minut; 1 punkt ECTS = 230 godzin
W sekcji ALi czba punkt -w ECTSO S uUuma punkt - w
nauczyciela akademickiego i o charakterze
zajnl/ Igrupy zajn

ECTS

.

praktycznyr
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SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Techniki wytwarzaniaisy st emy _mont aUOu

Manufacturing Techniques afAdsembly $stemsl

6.1

obowi Nzkowe

3

Egzamin

LO 30 3 3 zal i czenie z o

Dr hab. inU. Jan Szybka, prof. PW

Nauczyciele akademiccy Zakgadu EI

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilt z 8ni a a-uekgratoSi gjemeé nati um/ zaj A-diwvd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ncHdlaviwyemdvaa rsipa cfjiady sz ryeiglowe, c (Zire@nd yac 4 me/o r lalt iom iy

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj ici a 2z technoliolgwiicziennfior maitgjpd it we PeZEnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Zakgada i UOe przed rozpoczinciem nauki nini
fizyki i stagego i materiagoznawstwa ni
wystfiApuj Ncych w procesach technédhajgomes8lychaws

wprzedmi ot ach Whirzoywkaad,z aN aNuickyac ho mat eri agach, Ma

al dzL)2NJ DR126FynNn ¢ASRIt
ERV1I| G SOKY Al geisék NI FYyAl R2 ME1_ W@ Eqzamin
Y aiey 2N}1 Tyl LRRAGH 9

stosowanych technologii.




al dzLJ2 NI DR 206 Hyr NSAESKFS t
ERV2 |aG2826F ye OK R2 geidesl NI I ME1_WO03 Egzamin
2NRASy(idz2eS aAt NFOYASO ¢
rozwojowych budowy maszyn.
al dzL22NI DR1 24 ynN2 aNS&] X MEL WO3
EPN3|gAsNRoS2 A 0S|I gAsNRgGSe - Egzamin

1al GF OlveBa yaOK St SYSyis

Kolokwia, prawdziany,

t 20N FA 68712y F06 A LINJ SU S
ERL | L2 0NOT §2 yASNET onoil ye of MELUO4MEL UOY Sprawozdaniaa 4 A O
| NHz5 2 6 & OK P ME1_U09 lab. c-pytanla przy ich
obronie
o N Kolokwiasprawdziany,
t20NF TA gel2ylF0 ylI 2LINE 3G o s &
ER2 | YSGFEA A LINJ SLINBGF RT A 5 | WELUO4MEL_UO} Sprawozdaniaa & A O
ie0OK LI20NOT 820 ME1 U09 lab. c'pytama przy ich
obronie
Kolokwia, prawdziany,
ERJ3 t 20N> FA & OFSI- NI} { G§SNEBT 2 ¢ ME1L_UO4ME1_UOY Sprawozdania@ ¢ A O
aLl gl yAl YSul tA A 20 NJX ME1_U09 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
We | 2 NI gaddzeS R2T 6A I ROT § Kolokwia, prawdziany
I NB szailéldz I [8deA8I’JO§YAé Sprawozéaniaéé)\b
EPU4| Ay b & yi} SNAR1 D | é?) NI FysS b ME1_U10 lab.  pytania przy ich
20ASlUs36 A deausSyYsg 0S( obrbnie
mechatroniki
at T6AlR2Y21 8 ABRALAIR S dremin, sprawdziany
LINEFTFSacz2yltftye A LRy2z2al g VR A
EK1 60F&YD LINF Of yIF 20NI 04l ME1_ K04 Sprawozdania@ g A O

g A3

AUNI 61 YASY 020Nb5017A

lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k g a d konwencjonalny, wykgad z prezent
Lwiczenia l:awspapaywanjeel wicze® | aboratoryjny

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona | e

65.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez susydhe
kol okwi - w, kart k- wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

66. Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSci N i

67.Przy wystawiani u obcreann ap oj dessutmopwoud Nwcwachii  adashe
laboratoriach).

68.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby w

| I

Wy kgad
33. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzarpizeéprowadzorgo w formie
pisemnej lub ustnej, orazywmagana j est obecnoSi na wykgad
34. Dopuszczal ne _ sN nieobecnoSaonisemesirze\8 Oyfd 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychK aUde 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua ocsonpini a. ey amiacy e o wyj, R
indywidualnie

Laboratorium

16. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriupst zaliczenie wszykti ch | wi cz e E
wramach harmonogramwV. pr zypadku nieobecnoSci, z jla
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
i wiczenie l aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢

62. Podc z asstudeativyikonuj e samodzielnie zadéaan@od goniec
zaj il jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwiNzane z bieUNcym materiagen
probl ematyki [ wiczenicah, Zaarr-tvkn owkpir g caak inal zen
sN oceni abepwng&kawi O

63.W czasie semestr udwp koblwips pwawd aaZeaNckha Ude ko
otrzymal od ONideou s4p0 apvu ikt i w.a kolokwium jestr o- bwenconzor
zotrzymaniem zer owej l'iczby punkt - -w z teg
nieobecnoSi na kolokwium moPedpeymi pakew p

64. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkicli akn o Sci (A) ora
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn puni

Liczymy: R = (A/ T) x 100%
65.Zal eUnie o®R whkznazaememgoocenin koE owN z | ab
R >91% bardzo dobry (5,0)

R >81% 90% plus dobry (4,5)
R >71% 80% dobry (4,0)
R >61% 70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostateczny (3,0)
R <50% niedostateczny (2,0)
36.0ceny wyraUone w sk a lndnagpceny w skalitod 2(0e)jdo S50Nbdip) zgpdmi
zzasadami avk rA@&®HLReg@mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

37.Student , kt-ry nie uzyska§ wymaganej mi ni n
moUe w czasie sesj.i dwukr ot riwe gpr st Nyairiu
wi ncej ni 0 cztery nieuspr awipedlriawmikoonwee noibee
zcagego semestru. Ni eobecnoSci na terminac

dw-ch tygodni od dateygokolnalewipurnp @pr g vekiova k
poprawkowym.




Og-l na charakterystyka technik wyt

przy obr-bce skrawaniem

processing, machining of gears. Tools and instrumentation used in machining.

- Y%dzd @ OA S ¢ NMI ORI AW
- /| KO2RITASIT

skrawania.
8. tdzizYlGell 02l 206Nk0 1A &1NIslFYyASYOD

bezwi -rowa: odl ewani e, p r zperro shzkka: w.
wi erceni e, frezowani e, o br -Noakraz ngdwii mat -iw, o padwagel

General characteristics of manufacturiteghniques used to shape machine parts. Chipless proce
casting, plastic processing, powder metallurgy. Chip machining: turning, drilling, milling, t

231 0lR®
1. h3styl OKINI1GSNR&aGEe|Tlr GSOKyAl geiskNILFyALl
0ST doed126l 00ST 6AsNRBGLOY 2RfESsyAOls2T 206
20Nk01lF & iINIglyASYI &oaypms. 61 T OASNYI X 20Nk 0
2. t NeOSae GSOKy2t23A01yS 1alidlroaz2él yal 081 ¢
2RES6FYAlL YSilFtAd wyl O SyaS St SySyisg 2Rt §
YSi2R 2Rt Sgl yAl®d tNIied2d26lyAS yFNItRIA 2N
3. Kal G OS2 6091 6 As NP BBEOI ¥SGieRNaABRBOT ySeaodt 2RaI!I ¢
L2t OAF 20Nkl O0 1A LXFadediySe g Gey YSOKIyYyA
2R1 a1 G 00OSyA2Y LI &adediyeyvyo t RiBlastydzds. A OKI NJ
4. t N2OSae G(GSOKy2t23A0lyS 1a&al il od2éPgdstawy m&dlusgi
LINPAT 156 tNROSae 1aldGrodz2s6tyAl ylI 3I32NNO2
2iNJ évyeslyS T LINR&al {562 aLAS|{ss YSGLFEtA A 11
5 Ksztil 026l yAS dzoe[ﬁ’[zﬂs O06As5NRGSO YSG2RND 20
tF N} YSGNBE A OKFNF{1GdSNRAaGEllF LINRPOS&s56 20NF O]
- w2RT 2SS NHzZOKs 63X 1AYSYFGell aiNIgkyAlS &aAl
- aliSNAIOe yINItRIA22BUOR2PAZONbO]A 6AsNRGSE
- DS2YSONARLF yFENItRTAF A 28aGNIIT
- 2} NEGolF 6ASNI OKyAl Y Y2RSt TAYyeé A 3I2NNOE
powierzchni toczonej przedstawionadg] O RT A S LIk &0 AR A0S+ SLUNJ AS

I a
profilogram powierzchni,powstawaA S y I LINY Sz = (1al dlroda26ly

- Toczenie;
- Wytaczanie;
- {GNHAlIYAS A ROdzi26tyAST
- 2ASNOSYASE NRT GASNDOFYASST LIRIAVCtoAFIYASST yI 4
- Frezowanie;
- Przecinanie;
- t NI SOANILYAST
- hoNlO1lF 3FéAYils6T
- hoNksOTItolEi®OK®D
6. bF NIt RT A A 2LINIeNINDR2glyAS 20Nbk0126SY Y2(
dzOKgelis 6> OKIFNI{TOGSNRAaGeTr YFGSNARIFOsg yI NIt
aeaidtsSye YyINItRITA26S A 2LINI g1 A R2 (G21FNB1®
7. Projektowanie i wRY I g6adg2Y 6 Ndzy 1A &TNF&éFyAl A 20N

war zaf®ba-
plOast p&ar




9. Szlifowanie:

- t NI STyFrOl SyASs 2RYAlLyesxs {(AySYlLGei{l 206Nk»0
60 ay2Ii OAT T F&aFRé& R202Ndz A S1aLxz2rdlr 02
20NROAR2YyS2T ﬁez 5N 61 NHzy {56 20NFO]1AOD

- hoNkOl o NRT 2 OARSINI®H RYISYA ST R23I0FRIT I YA
1TAYSYFGe|ll 20N¥O01AT YIEINItRTAFT R210IFRy2]
G NHzy 156 20NBO1AD

10.hNBIF yAT I O2I A 06STLASOI SZalGs2 LINFOeé 6 20Nk 06
Laboratorium

2 NIYIOKETb2NI 62NR2y@OK &aidzZRSyOA TFLRITIyYylI2n a
LR2Y2O0FYA 6 NBRTGFG268YAT &L12&261 YA NBFftATFO2A
LI N} YSGNb 6 (SOKy2t23A01yeOK yI 211216 20Nk 01

%2t OAl 206S2Ydz2ny

- h 0 N» 0 {okarkacth, frezarkach, wiertarkach i szlifierkach.

- 5205NJYFNItRTA A LINIYSGNB S 20Nk 01A REF T
A Y2NXIGegs6d

- tNJ-lﬂéQTyé Tradz2az2s6lyAasS oF1 12YLdziSNRge OK

wybranyfOK T F 6AS3ds5¢6 20Nk 01268 0K®
¢SYlLie 066 AOTSZ roZNJ G2Nea2yeOKY
1. hoNBsO{ 1l &1NISFYASY O66AsNRglI 0T (201 SyASod 52

wierzchniej. (10h)
2. hoNko61l &1NI6lFYyASY 66AsNRGI 0 T NBI2oHWAS 5 I
wierzchniej. (10h)
3. hoNko6ll aiNIélyASY O06AsNBGglI O gASNOSYDGE2E! i
warstwy wierzchniej. ()
4. hoNkoll aiNreélyASYZ AT tAF26FyAS T OASNYyAO24
warstwy wierzchniej.5 h)

Literatura (do 3 pfaateyang)i dla formy zajnl

5. Fi |l i powski R. , Mar ciniak M. : Techni ki obr - |
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. A
60. M. Feld: Podstawy projektowanianfcocmas wyh ¢

Warszawa 2007 r.
61. Cichosz P.: Techniki wytwarzanttDb r - bka ubyt kowa, Laboratori
Wydawnicza PWr, Wrocgaw, 2002 i 2008 .
62.ASONRGaATA | oY ¢-HOREDAH @AGENRMIIZY N IOA SNI2FNRAOT
2004.




Dane

jakoSci owe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
Bezpoérgdni konwdki ag wawmyak decd a(lc3din: h .
(30 h) + |l wiczenia (é h) + inngm( €4h) 69
w egzaminie (%)
Przygotowanie do laboratoriym z,a joipr acowani e spr awozd 32
Przygotowanie do kolokwi-w i egzaminu 18
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 6
Inne
Sumaryczne obci N 125
Zajncia wymagaj Nce n@ezyciplmgadendchiégaﬁlg)o 2,8
Zaj ncia o char an) 3,0
ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-28 godzin
W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO suma punkt - - w

nauczycielaa k ade mi cki ego i
zajnl/ grupy =zajnl

(o]

charakterze

praktycznym

ECTS
ni e

z
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Manufacturing Techniques and Assembly Systeths

6.1

obowi Nzkowe

4

zaliczeni e

LO 15 1 4 zal i czenie z o

Dr h a ban SzibkaJprof. PWSZ w Tarnowie

Nauczyciele akademiccy Zakgadu EI

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

2For mapr owa d z ewmy kag azdh, yv iniE zgwmd)ry.jne, L- lektorat, ST semi nar i ur'q/ zaj fi-diwd cgemii mar yj
praktyczne (w tym zaj ncHdlaviwyemdvaa rsipa cfjiady sz ryeiglowe, c (Zire@nd yac 4 me/o r lalt iom iy

- laboratorium informatyczne, ZT4 z acdjafz technologii informacyjnych, P wi czeni a piiajag Kitcd we ,t eZEBnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Zakgada sin, Ue przed r ozpoczicposada pmygaiokanie nv zakres
fizyki ci aga st ag ergzoznaiechnikawtwarzanga ciosowaadvs t lvezt a gt (
maszyni poznane W pi er ws zTeghnikiovy it Svair zewpk §ad utsOgA & g m
zagadni e @ wa warzteydemi ot ach wprowadzaj Ncych: Fi z
Techni ki wytwarzania i systemy montaUOu _|I

al LI2Raidlg26nN gASRIt ¢
ERVI|SNRT @2y S2x 20Nl O 1A -L1R2S ME1 W@
chemicznej.

Kolokwium zaliczeniow




ERV2 al LR2Radlg26nN 6ASRIt & MEL W03
YASNRT ONOT y¥OKYs Ry SORY & - Kolokwium zaliczeniows
al dzLJ2NJI NDR1261Fyn 6ASRIt
ERN3 . . ME1_WO03 . . .
metod spawania metali. - Kolokwium zaliczeniows
B N o - A Kolokwia, prawdziany,
t20NF FA 6&712yFd A LINJ S | S
ERJL L2 ONOT 82 yvASNRI mitwadyghs Ok MElMqul“B/'OEgl—UO ;Erawoztii?;a Qr'zﬂ i)C\hO
| NXz0 2 6 & OK ® = - G pytahia przy
obronie
n N o N Kolokwia, prawdziany,
t 20N> TA g€l 2yl 0 Yl 2LINR3Z ) VR
2| YSiktA A LINI SLINBGFRI Ag | Mo ONEL LY E%ra""ozt‘;i?;afzg iého
(20K LR2ONOT $Zzo = - G pytania przy
obronie
i Kolokwia, prawdziany,
Ers | ¢ 20N FA aOKIF NI {1 GSNEBT 26| ME1_UO4AMEL_UOY Sprawozdaniad g A O
ALk gl yAl YSGl A A 20 NJH ME1_U09 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
We 1 2 NJ @ aiadz&&e pRaRtfczne zdobyte Kolokwia. srawdzian
wi NER26AA]dz 1 2Ydzenodey Srawozé:niaamyb
EPU4|RT AL O fty2T OAN AyodoeyAiSNE ME1_U10 Ia‘; tania przv ich
dzNJ DRT $Z3 26AS81ds6 A ad - 6 pylania przy
o obronie
typowych dla mechatroniki
ERK1 ProfeSjonaIny I:Jz 3(2 al sy A,I; A2 R Lszﬂ MEL KO3 Kolokwia, prngdz!any,v
GO &NPLANT &€ L2 ONOI Sy Al OK ME1 K04 Sprawozdania@ g A O
YSGLFEAS |+ ¢ alamhi§asty2l - lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k g ad konwencj onmallintyi wg &igaldn N, pkezsult
Lwiczenia |I|:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona |

69.Zal i czeni adobywahesprzézoswudenta w trakcie semestru (w formie odpowiedzi us
kol okwi - w, kartk-wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

70.Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSci N i

71. Przy wystawianiu ocep o d sumo whij &lcg chest pod uwaghi obeq
laboratoriach).

72.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy k § a d

35. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz wnagana
jest obecnoSi na wykgadach

36.Dopuszczalne sN nieobecnoSwsemesirzeB8 Oy 10§00 gbdzin
nieusprawiedliwionychKa Ude 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrzeo bni Ua ocenn Z seggpaimanu Syt uba,cy e WY j
indywidualnie

Laboratorium

17. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriufest zaliczenie wszysti ch [ wi cz e &
wramach harmonogramwWV pr zypadku ni eegeknb®ceek povya
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
[ wiczenie |l aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢

66.Podczasstudeat\jvyhoinujesamodzielnieazdane przez prowadzNce

j ego praca jest oceniana. W trakcie
k-wki) zwiNzane z bieUNcym materiagen
ematzeki al wZar - wno praca na zajficiiaclhwi

e
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o o—

Z- X0
N XN O T ™ =«

ni abepwng&kkawi 0

ie semestru przeprowadzanrreol}oetasrtzyl«‘rmlio
irewsprawi edl i wakalao knwieuonb ejcensotStizgmamiemozerone
y punkt- -w z tego kol okwium. Student ,
je pisal w,pedamhywineppz&nipjeswygazNcego.
68. Podkomecsemestrusumu;emyuzyskanepunl«ky wszystkich aktywnoSq
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn punik

Liczymy: R = (A/ T) x 100%
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69.Zal eUnie o®R whkzinazreamemgoocenn koE owN z | ab

R>91% bardzo dobry (b,0
R >81%- 90% plus dobry (4,5)
R >71%- 80% dobry (4,0)
R >61%- 70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostateczny (3,0)
R < 50% niedostateczny (2,0)
38.0ceny wyraUone w sk a lndnapceny wkalinotl 2,00ed) do §,0!(bdb)rzgodn
zzasadami ok A&®HLReg@d mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

39.Student , kt-ry nie wuzyskag wymagane,] mi ni n
moUe w czasie sesj.i d wi kimo tproipe apvk o we g N p ipio d
wi ncej ni U cztery nieuspr awipedlriamikoomnmee roibee
zcagego semestru. Ni eobecnoSci na terminac

dw-ch tygodni umdpdpt gwkowe §w,j nie p-¥Tniej
poprawkowym.
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Danej akoSci owe

Forma nakgadu pracy studel Obci NUeni
(udziag w zajnciach, aktywnoSi, [w godz.]
BezpoSr edni kontudlketi azj wawyakj §iacdi ea(cEdn: h .
(15h) + |l wiczenia (€& h) + innem(€4 hh) 34
w egzaminie (.h)
Przygotowanie do laboratoriym z,a joipr acowani e spr awozd 10
Przygotowanie do kol okwi - w 8
I ndywi dual na praca wgasna studenta z 4
Inne
Sumaryczne obci N 56
Zajhcia wymagaj Ncagwberzgpwdzedine lead)d 1,2
Z a j n charakterae praktycznyn2@ h) 1,0

ObjaSnieni a:

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-3B godzin

W sekcji ALiczba punkt-w ECTSO suma punkt-w ECTS :
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym niemusw n a | sifi gNcznej l'iczbi e
zajnl/ grupy =zajnl
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SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Maszyny sterowane numerycznie CNC

Numerically controlled CNC machines

6.1

obowi Nzkowe

4

zaliczeni e

LO 30 2 4 zal i czenie z o

Dr hab. inU. Jan Szybka, prof. PW

Nauczyci el e a kEekteoniki, telekomuniaakjij Methatroniki

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilt z 8ni a a-uekgratoSi gjemeé nati um/ zaj A-diwvd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ncHdlaviwyemdvaa rsipa cfjiady sz ryeiglowe, c (Zire@nd yac 4 me/o r lalt iom iy

- laboratorium informatyczne, ZT4 zaj Hci a z technoliolgwiicziennfioar mait gjpd kitc dwe FKeZEno
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Zakgada si A, UOe przed rozpoczihciem nauki ni ni
podstaw konstrukcji maszyn i  podstaw sterowahim.aj o mo S| zagadni e@®& z¢g
wpr owa d z agrNacfyi ckha: inUOynierska, Mechani ka tech

el ektrotechni ki, Techni kiil.Podgtawy automatykii a i system

ME1 W02
ERN1 | Zna podstawybudowy maszyn CNC ME1_WO04 Kolokwium zaliczeniowe

ME1_WO06
al LRRalGl 626N o6ASERA Y2 62 31 ME1_WO08
na maszynach CNC EM1_ W09

ERN2 Kolokwium zaliczeniowe|




al LRRall s2¢nN opoBtBA t &

MEL_WO04

ERN3 roaramowania maszvin CNC ME1 W06 Kolokwium zaliczeniowe)
prog y ME1_W09
Zna podstawy oprogramowanmaaszyny CNC na MEL W04
LINJ @& | feekafkilEMSO CONCEPT MILL 55 - , . .
EPWA4 . ; ' ME1_WO06 Kolokwium zaliczeniowe|
zoprogramowaniem sterowniczym firmy SIEMENS ME1 W09
(SINUMERIK). -
o L« . - Kolokwia, prawdziany,
Potlt ¥A 2034 0dzaA 6| GaksieNJ 0 A | Sprawozdaniad & A O
ERJL | LR2T 6t SS@Q&E 6YIlYAS LI2 LINT ME1_U01 P . .
takich maszyn w stopniu podstawowym lab. ¢ pytania przy ich
obronie
Lo _ Kolokwia, prawdziany
t20NF FA LINRPINI Y2610 20N T T
ER2 | L2T 6t EFenodey yb oSd@agy MELUOL | Sprawozdania@ oA O
. ) ME1 UO3 lab. ¢ pytania przy ich
takich maszyn w stopniu podstawowym ;
obronie
Kolokwia, prawdziany,
ERJ3 t 21U NJ-.T A 1T LINRPASNI QRPI 9 Da MEL1 U03 Sprawozdaplaa ﬂ_)\ 0]
i frezowania - lab. ¢ pytania przy ich
obronie
ME1 U04 Kolokwia, prawdziany,
epual P2 GNIF FA 6SNBFA126F06 LI2LN MEL U0G Sprawozdania@ ¢ A O
dla wybranej maszyny sterowanej numerycznie. - lab. ¢ pytania przy ich
ME1 UOQO7 .
- obronie
UYAS 12YdzyAl2616 arat 1 2 go'r‘;‘flv";'jagr:?;"’gzéagyb.
EPUS|aLISOcl t AadeolySe GSNXYAYy3ZF ME1_ULS Ia‘g tania przv ich
AYD@YASNE]IAS A Realdzizol - G pytahia przy
obronie
B ad 3 2sibsowaniRikultywowania zasad etyki Kolokwium zal.
I 62R26S2 AYyoe@yASNI 2NII Kolokwia, prawdziany,
EPKL1| LN} O& 2112 61 2NDsg 60OFIT (¢ ME1KO4 | Sprawozdaniaad ¢ A Ol
T 6AFR2Y21 06 yS3alGesyeOK 3 lab. ¢ pytania przy ich
LRaGt LR ol yAl yASSie Ol ySH obronie




Wy k g:a dWy k g ad konwencjonalny, wykgad z prezent

Lwiczenia l:awpg@aoaywaynjeel wicze® | aboratoryjny

Weryfikacja efekt. w ksztagcenia prowadzona |

73.Zaliczenia czNstkowe zdobywane pr zez sustayhe
kol okwi - w, kartk-wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

74. Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSciN i
75.Przy wystawiani u obcreann ap ojdessutmopanoud Nweweadn addehe i
laboratoriach).

76.0ceny formuj Nce sN podstawN do tego, aby wy

Wy k § a d

37. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz wnagana
jest obecnoSIi na wykgadach

38.Dopuszczalne sN ni eobecnoSoni semesirze 8 Gyfd 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychK a Ud e 1 % nieusprawiedl i wionych
ni

wsemestrze ob U ocenapnzi aegzSayntiunauc j e Wy P
indywidualnie

Laboratorium

18. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriufest zaliczenie wszysti ch [ wi cz e &
wramach harmonogramwWV pr zypadku nieobecnoSci, z Njpid
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
f wiczenie l aboratoryjne przed |l ub .w czasi ¢

70.Podczasstudeat\;vyllkonu1e samodzi el ni e z azb@aniegodkonieg
zajAl jego praca jest oceniana. W trakcie
(kartk-wki) zwiNzane z bieUNcym materiagen
probl ematyki [ wiczemiimchZarkawn & -prkac g aikkali wi
SN oceni abepwngkkalwi O

71.W czasie semestr udwap koblevias p wawad aazaNcka Ude ko
otrzymal od ONideou s4p0 apvi eldt i wa o k® | 0 k & bMdCRTAGEE
zotrzymaniem zerowej l'iczby punkt - w z teg
nieobecnoSi na kolokwium moPedpaymi pakzew pi{

72. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich y wn o Sci (A) or
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn punik

Liczymy: R = (A/ T) x 100%
73.Zal eUnie o®R whkznazreamemgoocenn koE owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)
R >81%-  90% plus dobry (4,5)
R >71%- 80% dobry (4,0)
R >61%- 70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostateczny (3,0)
R < 50% niedostateczny (2,0)
40.0ceny wyraUone w sk a lnénapcenyw skalitod 2:0e)jdo 550Nbdlp) zgndai
zzasadami ok A&®LReg@d mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

41. St udent , kt-ry nie wuzyskag wymagane,] mi ni n
moUe w czasie sesj.i dwukr ot nieeg op rpzoyds t viNgri U n
wi ncej ni U cztery nieuspr awipedlriamikoomnmee roibee
zcagego semestru. Ni eobecnoSci na terminac

dw:- ch tygodni od daty, kal ek wi-Fmi gg¢prj ewkake
poprawkowym.




Celem przedmiotu jest zapoznanie student- - w z
CNC, ich obsgugi oraz pr ogwiaandoowaonS cai,ama tdak |
obr-bki oraz diagnostyki procesu skrawani a.

The aim of the course is to familiarize students with the basics of CNC machine tools constructid
operation andorogramming, as well as the necessary information on machining technology and
process diagnostics.

2g10FRE®
1. t2Ralilr626S NrlOYyAOS 1 2yaidNdzi 0eayS LIR2YAtRI & 7
Podstawy budowynaszyn CNC: Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie. Struktur
sterowania numerycznego obrabiarek. Osie sterowane numerycznie. Odmiany konstrukcyjne
obrabiarek sterowanych numerycznie.
2. ' 10FRe aGSNBSI YAl ydzYSNE OI yaS 2208/ byl | dit YRR2NA S ¢
L2020SY AL A LINI SYASAT Ol SyAl o ! NI DRT SyAl Rz
3. 2LINR 6l RT SyAS R2 (SOKy2ft23AA 20NFO61A yFE YI &I
1TAYSYFGe 1l yENItRITAFS LI NIFYSGNE &AINF G YALIC
4. Podstawy programowania maszyn CR€gramowanie funkcji przygotowawczych wykonania ruch
t NEINI Y26FYyAS AYyGSNLRElIO2A fAYyA2gS2d t NP INI
- tNRBINI Y261 YyAS 20Nk301A 3FgAYyilssgd t NEIANI Y24
ich transformacjami. Inne funkcje prgotowawcze
- Programowanie parametryczne.
- tNRPINI Y261 yAS Fdzy1 O2A T 6ANTFy&OK 1T yI NJtR
parametryczne. Programowanie funkcji technologicznych. Programowanie funkcji pomocnig
- tNRINI Y24l yAS Oel1fA 20MBSNIALANBKPSLD| 186124
20Nk 01A (211 NAl1AS2OD
- Wprowadzenie do programowania automatycznego CAD/CAM.
- Obrabiarki sterowane numeryczni¢J2 Ra G 6& 20a0dZAA A Fdzy{ 02ag
- Bazowanie obrabiarek CNC. Ustawienie przedmiotu obrab@r@NS T ¢  yA S g& YA
5. Diagnostyka procesu skrawania ha maszynach CNC.

Laboratorium

1. Wil eéle [Aadlr AyadNHz O2A 2LINBIANI Y246 YAl /! 5K
EMCO CONCEPT MILL 55 z oprogramowaniem sterowniczym firmy SIEMENS
O{Lb!a9wLYO®t NBAINIY246FYyAS 20Nk01A IgAylssgod
&Ll ONIt RYy2OK A AOK GNIyaFTz2N¥IFO2FIYAd LYyyS 1

2. Programowanie parametryczne.

3. t NEINIY26LFYyAS Fdzy102A 1 6ANT I ye OK nrie pafdmbiilydzie] A
Programowanie funkcji technologicznych. Programowanie funkcji pomocniczych.

4, t NPINI Y246FyAS Oe8l1fA 20Nb¥06120680Kd /&1tS 206NJ

tokarskiej.
5. Bazowanie obrabiarek CNC. Ustawienie przedmouNJ 6 A | Y S dJ hiNBT Iy
6. | NHzOKI YAl yAS LINR INI Yifeegarkiy | 2 6 NI NJ F OK / b/

68. Ni esgony P., Grzesik W. Programowanie obr at
69.Habr at W. pA@®Obsgmgwanie obrabiarek CNC. Podr
2007.

70. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009




71.bA1ASE D®x tNRIANI Y246l yAS 20NIO6AFNB| / b/ VyI

Wydawnictwo AkademidechniczneHumanistyczna, BielskoA | OF Hnannn &
722.Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obr -t
73.Pritschow G.: Technika sterowania obrabiar/

Politechni ki Wrocgawskiej, Wrocgaw 1995,

74. Strona inernetowawww.cnc.pl
I nstrukcja programowania tokarek z ukgadami

Dane jakoSciowe
Obci NUg¢
For ma nakdgudahta pr acy ) studenta
(udziagd w zajhnciach, aktywnoSi, p [w godz.]
Bezpoféredni konudkt ag wianayekpdvacdi e(kt28lm:h . )
h) + Il wiczenia (é h) + ingen (éhh) egzamkiia 55
(..h)
Przygotowanie do laboratoriym z,a joiplr acowani e sprawozda 12
Przygotowanie do kol okwi - w 8
I ndywi dual na praca wgasna studenta z | 2
Inne
Sumaryczne obci N 77

Zajncia wymagaj Ncagwberzpwdca edine led)g

Zajncia o char a3h 2,0

ObjaSnieni a:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS =-2B godzin

W sekcji ALiczba punkt -w zEaGTHSIo wveyunmeag ap Ncktchw bECPS S
nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznyr
zajnl/ grupy =zajnl


http://www.cnc.pl/
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SYLABUS ZAJNL/ GRUPY ZAJNL

Dane o

Instytut Politechniczny

Mechatronika

Technika sensorowa

Sensors &chnology

ME1_23 06.5

obowi Nzkowe

4

zaliczeni e

LO 30 2 4 zal i czenie z o

Prof. dBthabsgawUKut a

Nauczyciele akademiccy Zakgadu EI

polski

ObjaSnienia:
'Rodzaj zajnl: obowi Nzkowe, do wyboru.

For mapr owad zewy kag azda wiilt z 8ni a a-uekgratoSi gjemeé nati um/ zaj A-diwvd czemii mar y |
praktyczne (w tym zaj ncHdlaviwyemdvaa rsipa cfjiady sz ryeiglowe, c (Zire@nd yac 4 me/o r lalt iom iy

- laboratorium informatyczne, ZT4 z aj fici a z infarmeacyfnychn IPioigwii c zeni a pihiajag Kitcd we ,t eZEBnowe,
samoksztagceimpiagykal i i nne), PR

Dane merytoryczne

Zakgada sif, Ue przed rozpoczfici epawinienazwnkail  myo
elektrotechniki, metrologiianalizyi przetwarzamwmirazsygmdgpwdst awo we
danychZnaj omo Si zagadni e@® zawartyctlRawhpne&dmpir @twal(

statystykaPodstawy elekotechniki, Podstawy metrologhnal i za i przetwarzani

Znall2 Raidl 626S NRRI I 2Gi€A, IclN ME1_ W02
EPVL|LJ N} YSGNRB &l GedlyS A R& ME1_WO04 | Kolokwium zaliczeniowe
20al I N2 T.ad2a2é6l 20 ME1_WO06

ME1_WO02
ME1_ W04 Kolokwium zaliczeniowe)
ME1_WO06

Zna podstawowe bloki funkcjonalne analogowego to

ERVZ | NG S gk NI F YRNABDBGE OK 6 A




M LI2RadGlg26n 6ASRIt ¢ |

ME1_WO02

ERV3 funkcjonowaniavybranychO1T dz2y A {5 6 LJ2 ME1_Wo4 Kolokwium zaliczeniowe
ME1_WO06
EPW4 Zna i rozumie metodyvyznaczania wybranych mgi_mi Kolokwium zaliczeniowe
OKF N} 1TUSNEaue] Ol dzZyAl]sd ME1 W06
Kolokwia, prawdziany,
epp | P2 QNI FA T H LINE2S1 G261 &do LINN  MELUO3 | Sprawozdania@ ¢ A Ol
wyznaczaniadOK I NI} { 6§ SNeaiGe] OIf di ME1 UOQ7 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
PRGN TA LR2ONOT &6 dzl OF R L Kolokwia, prawdziany, |
: . ME1 UO3 Sprawozdania@ ¢ A O
ERJ2 Qoﬁdstawowe charakterystylprzetwarzan|aNyi9ranych ME1 UO7 lab. ¢ pytania przy ich
Ol d2yAlsg LIR2YAI NRBgeOK - o
obronie
Kolokwia, prawdziany,
ez | ! 20N FA & 1éeyfaﬁzj)waédﬁ|\£@édiéy Su ME1_U03 | Sprawozdania@ 6 A O
pomiarowedo pomiarug A Sf 1 21 OA YSO ME1 UO7 lab. ¢ pytania przy ich
obronie
P2 ( NI T A LJ21 @ a \literatling bak gamyehN Kolokwia, prawdziany,
Ayyeo T N6 RSOT LIGNF FA Sprawozdania@ ¢ A O
EPU4I = 2 1 2 ye g6 AOK 7\ y G SNLNg Gy MELULL . ¢ pytania przy ich
2NI T F2NNdAZO2 4| A dzl I al B obronie
Kolokwium zal.
al 1T 6A0BR2Y2I01 SyAl L2 LINY Kolokwia, prawdziany,
EPK1| pomiarowych w pozyskiwaniu informacji z procesu, ME1 K03 Sprawozdania@ ¢ A O
20AS{lUs6tdzo T NBR2gAET] | lab. ¢ pytania przy ich
obronie
Kolokwium zal.
al T gArRREYRIX® Tyl Ol SyAl Kolokwia, prawdziany,
EPK2| pomiarowych we wszystkich dziedzinawuk ME1_KO03 Sprawozdania@ ¢ A O

A Y0 @Y AtécNdicahych

lab. ¢ pytania przy ich
obronie




Wy k g:a dWy k g ad konwencjonalny, wykgad z prezent
Lwiczenia |I|:abwyrkaotnoyrwamiee | wi cze@® | aboratoryjn

Weryfikacja efekt-w ksztagcenia prowadzona |

77.Zaliczenia czNstkowe zdobywane przez stude
kol okwi - w, kartk-wek, sprawozda® z | abor at
studenta).

78.Akt ywnoSi poparta wiedzN, dociekliwoSciN i
79.Przy wystawiani u obcreann ap oj dessutmopaoud Nwwwachii 0 b e (

laboratoriach).
80.0ceny formuj Nce sN podstawN do t eauog,Nca\b.y wy

Wy k § a d

39. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocekglakwium zaliczeniowego oraz wnagana
jest obecnoSi na wykgadach
40.Dopuszczal ne ~sN ni eobecnoS wisemesirze8 Gy 10§60 gbdzin
nieusprawiedliwionychk a Ude 10 % ni eusprawi edl i wionych
wsemestrze obni Ua ocenapnzi aegzSayntiunauc j e Wy P

indywidualnie

Laboratorium

19. Warunkiem ayskania zaliczenia z laboratoriuest zaliczenie wszy&ti ch [ wi cze &
wramach harmonogramw. pr zypadku ni eobecnoSci, zZ ] d
odrobienie zaleggoSci w ramach tej same|j
i wiczenie | athorab owy¢nasi @rmgieer wszy.ch zajnl

74.Podc z asstudeatwyikonuj e samodzielnie zadane prz
zajAl jego praca jest oceniana. W trakcie
(karkik)- wzwi Nzane z bieUNcym materiagem or a
probl ematyki f wiczeni a. Zar - wno praca inal wi

sN oceni abepwng&kawi 0
75.W czasie semestr udwpkobkwips p wawad aazalckha Ude ko
otrzymal od ONideou s4p0 apviu eldtl i waok®d® | akebbmcnpe
zotrzymaniem zerowej l'iczby punkt . - w z teg
nieobecnoSi modlek gleolpwisah w ., pedamymeppz&nip
76.Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkt
maksymalnN moUl i wN do uzyskania liczbn punik

Liczymy: R = (A / T1R0%
77.Zal eUnie o®R whkzinazreamemgoocenn koE owN z | ab

R >91% bardzo dobry (5,0)
R >81%- 90% plus dobry (4,5)
R >71%- 80% dobry (4,0)
R >61%- 70% plus dostateczny (3,5)
R >50%- 60% dostatecznis,0)
R < 50% niedostateczny (2,0)
42.0ceny wyraUone w sk alndnagpceny w skalitod 2)0e(rjd) de B0 (Ipdb) zga(
zzasadami ok A@&®LReg@d mi nu Studi -w PWSZ w Tarn

43.Student , kt-ryanep mzgbRaBnejymbhpbgczby punkt
moUe w czasie sesji dwukrotnie przystNpili
wi ncej ni U cztery nieuspr awipedlriamikoomnmee roibee
zcagsegmestru. Ni eobecnoSci na terminach po
dw:- ch tygodni od daty kol okwium poprawkowe

poprawkowym.




TreSci programowe (skr-cony opis)

Celem przedmiotu jestzapoznanie student- -w z podst

zastoswa E czujnik-w pomi amnkwydm.gtowarki er - wri -ed

wyznaczania charakterystyk wybranych cz
poniarowych.

awam

uj ni

Contents of the study programme (short version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of commtrugperation and
areas of measurement sensors, as twethape students' skills in determining tharacteristics
sensors and designing simple measurement systems.

applicatig
of selectg

TreSci programowe (pegdgny opis)
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3. Cyfrowa technila pomiarowa: przetwarzanie analogowo cyfrowe i analogayiowe.
/| KIENF {GSNRaGe{A A LINFY¥YSGNE LRRalGlg2se
4. 2 LINP ol RT SYAS R2 LRYAINks o 6ASt121 0OA yAS

podstawowe obszary zaasta 2 6 2 Ol dz2yA{s6d /1 dz2yAlA AyiaSt

5 | {OFR& 12yReO22y2¢l yAl ae3dylUsg secl OA
LI N YSGNEBOT yeOK oNBiT ealdlyoeeyeOK A NBI

11Ol Re 12y ReO22d2B0Y ATl GBladzayorLING YOA LI NI YS i NB

6. t 2YAIF NE GSYLISNI GdzNBEY GSNXN2YSUONR NBT @&ad
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